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 아울러, 신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며 만약 허위 사실이나 중대한 오류가

발견될 경우에는 그에 상응하는 불이익을 감수하겠음을 서약합니다.
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국민대학교

국민대학교

『BK21 플러스』과학기술분야 (사업팀)

사업 신청서

도영락



<신청서 요약문>

지원분야의

중요성

(미래가치)

★ 광자와 전자의 상호 에너지 전환 및 이동과 관련된 분자 수준에서의 화학적 현상을 다

루는 광전화학(Optoelectronic chemistry)은 디스플레이/조명과 태양 전지등 우리나라의

주요 미래 산업 기술에 이론적/실험적 기반이 되는 중요 기초 학문분야 임

★ OLED/LED를 비롯한 차세대 디스플레이/조명,박막 태양 전지를 비롯한 미래 신재생 에

너지 분야는 향후 우리 나라의 신성장 동력 산업으로 주목 받고 있으며, 관련 원천 기술

개발과 창의적 인재의 수요가 지속적으로 증대 될 것임.

★ 해당 분야의 글로벌 경쟁력 우위와 시장을 선도할 한계 돌파 기술의 개발을 위해서는

빛, 전자와 관련된 여러 화학적 현상의심도 있는 이해와 분석 및 이를 기반한 소재/소자

합성/제조/응용의 개별적/통합적 연구 모두 절실히 요구 됨.

사업 목표

★ 디스플레이, 신재생에너지 등 국가 미래 성장동력 분야에 필요한 광전화학 원천기술력

및 문제해결 능력을 갖춘 관련 분야의 통합형 인재 양성.

★ 광전화학을 중심으로 관련 학문 분야가 방사형 연계된 통합적 교육 프로그램의 확립. 

★ 차세대 신재생에너지 및 디스플레이/조명 산업 핵심연구에 관련된 주요 학문분야인 광

전화학을 바탕으로 창의적인 미래 원천기술 개발을 위한 연구 시스템 확립.

교육역량 영역

★ 본 연구팀 소속 대학원에서는 광전 화학의 근간이 되는 물리,분석,유기,무기,나노,고

분자 화학등의 심화 화학 과정을 운용,기초 전문 지식에 대한 심도 있는 교육을 지속적으

로 수행하고 있으며, 각종 특론과 연구 교과목을 통해 디스플레이/조명, 태양 전지 등과

관련된 이론 및 최신 연구 동향을 교육하고 있음.

★ 본 사업팀 소속연구진은, 디스플레이 관련해서는 OLED/LED, 형광체, 양자점, 광결정

등의 분야와 신재생 에너지 관련해서는 유/무기 박막 태양전지, 염료 감응형 태양전지,

양자점 태양전지 등의 분야에서 다양한 최신 연구테마를 운용하고 있으며, 소속 대학원생

들에게 미래지향적인 연구의 화학 기반 이론과 응용을 교육함으로써 관련학문/산업분야의

미래인재로 성장시키고 있음.

★ 이러한 노력은 대학원생들의 연구와 취업 수월성에서 확인되고 있음. 지난 3년간 본

사업팀 소속대학원졸업생의 평균 SCI 주저자 논문수는, 석사의경우~ 1.8편/人, 박사의경

우7.0편/人으로 우수하며, 졸업생 대부분 상위 교육과정(Imperial College London, 국민

대학교)으로 진학하거나 관련산업계(삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이. 서울반도

체, 코오롱인더스트리등)에 취업하였음.

★ 본 사업 기간동안 광전 화학 관련 특화과목들(광전 화학 특론,반도체 화학, 고급 재료

화학, 디스플레이 화학, 에너지 화학등)을 추가로 개설하고, 사업팀 소속 연구실간의 순

환 연구프로그램과 산학 기반의 연구프로그램을 신규 편성함으로써, 광전화학기반이론/소

재 및 소자에 관련된 폭 넓고 깊이있는 지식/경험을 갖춘 통합형 인재 양성교육프로그램

을 완성할 것임.

연구역량 영역

★ 본 사업팀 구성원들은, 물리/유기/무기/나노/고분자 화학 분야에 근간을 둔 광전자 소

재/소자들에 대해 다년간의 풍부한 연구경험을 지니고 있으며, OLED, 형광체, 유기태양전

지, 염료감응형 태양전지 등의 분야에서 다양한 연구결과를 발표하였음.

★ 본 사업팀 구성원 3인의 최근 3년간 SCI 논문 발표는 총 63편이며, 그 중 사업팀 구성

원간, 또는 다른 연구기관과의 공동연구가 74.6 %이고, 본 사업팀 구성원의 교신저자 비

율이 71.4%로 연구협력과 교류도 중시하면서 독자적이고 주도적인 연구수행 역량도 갖추

고 있음을 보여줌.

★ 본 사업을 통해, 차세대 디스플레이/조명 및 신재생에너지 분야에서 독창적인 신소재/

소자 개발에 필요한 원천기술 확보를 위해 연구역량을 집중할 것임. 기존의 많은 소자 연

중심어

광전화학 통합형 인재 신재생에너지

박막태양전지 스마트조명 박막디스플레이

분자전자 광전소재/소자 연계형 통합교육
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구들이 분자수준에서의 화학현상에 대한 이해 부족과 취약한 기초연구 때문에 획기적 돌

파기술을 발굴해 내지 못했던 한계를 극복하기 위해 빛과 전기, 광자와 전자 사이에서 발

생하는 화학적 현상들의 포괄적 이해에 대한 심화 연구를 수행해 나갈 것임. 또한 이를

기반으로 신개념 원천 소재/소자 기술을 개발하고 그 성능을 획기적으로 향상시켜 나갈

계획임.

★ 본 연구팀 구성원들의 독창적 연구 분야(유/무기 나노물질, 고분자, 양자점)와 경험을

융합하여, 상호 연계성을 극대화 한, 새로운 광전소재/소자에 대한 창의적 연구를 수행해

나갈 것이며, 다양한 해외 연구팀들 (영국, 독일, 미국, 호주, 프랑스, 캐나다, 뉴질랜드

등)과의 협력 및 공동연구를 통해 연구역량의 국제화도 도약시킬 것임.

기대효과

★ 향후, 차세대 디스플레이/조명/신재생에너지 등 국가 신성장동력 분야에 요구되는, 전

문인재의 양성과 저변확대에 크게 기여할 수 있음. 

★ 본 사업을 통해, 다양한 광전소자 분야에서 요구되는 핵심물성 및 신소재 개발에 대한

원천기술을 확보/선점 할 수 있음.

★ 광전화학을 중심으로 각종 관련 과학기술이 연계된 통합형 광전화학 연구/교육 프로그

램의 성공적 수행은, 기초학문의 이해가 실제 소재/소자의 원천기술 확보와 효율향상을

가져오는 사례들을 만들어 냄으로써 기초과학에 대한 관심과 지원을 증대시킬 수 있는 계

기가 될 것임.
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Ⅰ 사업팀 현황

 

1 사업팀 구성

 

1.1 사업팀장

T_1_1:성명 T_1_2:한글 D_1_3:도영락 T_1_4:영문 D_1_5:Do, Young Rag

T_2_1:소속기관 D_2_3:국민대학교 D_2_4:자연과학대학 D_2_5:생명나노화학과
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1.2 사업팀 현황

<표 1-1> 사업팀 참여교수 현황 (단위: 명)

T_1_1:기준

일

T_1_2:대학

원 학

과(부)

T_1_3:전체 교수 수(임상,

교육, 분교 제외)

T_1_6:기존 교수 수(임상, 교

육, 분교 제외)

T_1_9:신임교수 수(임상, 교

육, 분교 제외)

T_1_12:임상, 교육, 분교 교

수 수

T_2_3:전임 T_2_4:겸임 T_2_5:계 T_2_6:전임 T_2_7:겸임 T_2_8:계 T_2_9:전임 T_2_10:겸임 T_2_11:계 T_2_12:전임 T_2_13:겸임 T_2_14:계

D_4_1:20130

621

D_4_2:화학

과
D_4_3:3 D_4_4:0 D_4_5:3 D_4_6:2 D_4_7:0 D_4_8:2 D_4_9:1 D_4_10:0 D_4_11:1 D_4_12:0 D_4_13:0 D_4_14:0

 -

<표 1-2> 사업팀 참여교수의 지도학생 현황 (단위 : 명)

T_1_1:기준

일

T_1_2:대학

원 학

과(부)

T_1_3:참여교수 지도학생 수

T_2_3:석사 T_2_6:박사 T_2_9:석박사 통합 T_2_12:계

T_3_3:전체 T_3_4:참여

T_3_5:참여

비율

(%)

T_3_6:전체 T_3_7:참여
T_3_8:참여비

율(%)
T_3_9:전체 T_3_10:참여

T_3_11:참여

비율

(%)

T_3_12:전체 T_3_13:참여

T_3_14:참여

비율

(%)

D_4_1:20130

621

D_4_2:화학

과
D_4_3:16 D_4_4:16 D_4_5:100 D_4_6:3 D_4_7:3 D_4_8:100 D_4_9:1 D_4_10:1 D_4_11:100 D_4_12:20 D_4_13:20 D_4_14:100
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Ⅱ 부문별

 

1 사업팀의 교육 비전 및 목표

 

1.1 교육 비전 및 목표

■ 교육 비전

빛과 전기, 광자와 전자의 상호 에너지 전환 및 이동과 관련된 분자 수준에서의 화학적 현상을 다루는 광전화학 

(optoelectronic chemistry)에 대한 이해를 기반으로, 이와 관련된 여러 학문/기술 분야의 통합적 교육과 연구를 통하

여 우리나라 미래 국가성장 동력 중의 하나인 디스플레이/조명, 태양전지, 광센서 등 관련 분야의 산업과 연구를 주도

해 갈 창의적, 문제해결형 인재의 양성

 

■ 교육 목표

● 학문적 전문성을 갖춘 창의적 인재 양성 

- 광전화학의 근간이 되는 물리, 분석, 유기, 무기, 나노, 고분자 화학의 내용 중 빛과 전자의 특성, 거동, 에너지 전

환, 이동과 관련된 부분의 발췌, 정리 및 심화 교육과정 확립

- 광전화학을 중심으로 관련 학문 분야가 방사형 연계된 통합적 교육프로그램을 확립하여 운용함으로써,  분자수준에

서의 화학 현상에 대한 이해와 교육의 부재에서 발생하는 과학기술 진보의 원천적 한계를 극복할 수 있는 인재의 양

성.

- 광전화학 관련 기본 (광전화학 개론 등), 심화 (고급광전화학, 광전화학특론, 전계발광화학 등), 응용 (디스플레이

화학, 에너지화학, 고급재료화학 등) 교과목의 단계적 개설 및 BK21 플러스 참여 대학원생의 광전화학 관련과목 의무

이수제 (석사 9학점, 박사 15학점 이상) 내규화.

● 문제해결 응용력과 인성을 갖춘 전문인의 양성 

- 본 사업팀 소속 연구진의 실험실을 포함하여 분석, 합성 실험실 등 관련 지원 연구실을 의무 순환하며 지식과 경험

을 쌓는 의무순환 연구/교육 프로그램의 확립

- 산학 기반의 연구프로그램을 신규 편성하여 관련 산업체와 교류함으로써, 습득한 이론/지식을 실제 산업화에 적용

할 때의 문제점 및 해결방안을 스스로 모색해 보는 창의적, 문제해결 교육과정의 운용.

- 정부출연연구소, 산업체 등 파견 연구에 대한 연구학점 인정 및 이를 통한 산학연 연구 장려.

● 광전화학 및 관련 기술 분야의 국제 경쟁력을 갖춘 글로벌 인재 양성 

- 디스플레이, 태양전지, 광센서 등의 분야에서 최신 연구테마 운용 및 관련 해외 선진 연구기관과의 협력, 공동연구

를 확대함으로써 세계적 광전화학 연구집단의 구축.

- 관련 교과목의 외국어 강의 비율과 지도학생 학위논문 외국어 작성 비율 50% 이상 달성.

 

■ 교육 프로그램

● 통합적 교육프로그램 

- 빛과 전자의 특성, 거동, 에너지 전환과 이동을 다루는 광전화학은 기존의 화학 전분야에서 어느 정도씩의 이론적 

기반이 제공되지만, 이러한 산재된 이론과 응용을 한데 묶어 놓은 교육과정은 거의 없음.

- 본 사업팀에서는 물리, 분석, 유기, 무기, 나노, 고분자, 전기화학 등 본 사업팀의 교육비전과 관련되어 있는 기반 

화학 분야의 내용 중 광전화학과 관련된 부분을 발췌, 정리하여 광전화학의 기초 이론 교육과정을 우선 정립할 것임.

- 이후 광전소재, 광전소자, 광전메커니즘 등과 관련된 사업팀 소속 연구실의 최신 연구테마와 향후 연구 추진 방향

과 관련 있는 광전화학 심화 교육과정을 편성하여 광전화학을 중심으로 기반 화학 학문 분야와 심화 학문 분야가 방사

형으로 연계되어 있는 통합적 교육 프로그램을 완성할 것임.   

● 순환/협력 연구-교육 프로그램 

- 본 사업팀 소속 대학원생들은 본 사업팀 소속 연구진의 실험실을 포함하여 광/전기 분석 실험실, 광전 재료 합성 실

험실 등 관련 지원 연구실을 순환하며 지식과 경험을 쌓는 순환 연구-교육 프로그램을 일정기간 이수할 것을 의무화 

할 것임.
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- 이러한 순환 연구-교육 프로그램을 통하여 빛에서 전기, 전기에서 빛으로의 상호 전환에 관한 다른 연구실의 이론

과 문제점을 이해하고, 본인의 연구에 확대, 적용할 수 있는 능력을 배양하게 될 것임.

- 광전화학과 그 지원 분야에서 선도적 연구를 수행하고 있는 국내외 연구팀에의 파견 교육, 디스플레이나 태양전지 

분야 등 실제 응용 산업체와의 공동연구를 대학원 연구학점으로 인정함으로써 산학연 연구협력-교육을 적극적으로 지

원, 장려함.

● 관련 교과목 편성 계획 및 기타 교육 프로그램 

- 광전화학과 관련되어 편성하고자 하는 교과목은 크게 기본, 심화, 응용 교과과정으로 나눌 수 있음. 

- 기본 교육과정에는 기존의 기반화학 심화과정인 고급물리화학, 고급분석화학, 고급나노화학, 고급유기화학, 고급무

기화학 등에 광전화학의 기초이론 교육과정인 광전화학 개론을 추가할 것임. 

- 심화 교육과정은 사업 소속 연구팀의 실질적 연구인 광전소재, 소자, 에너지 변환 및 저장 등과 관련된 고급광전화

학, 광전화학특론, 전계발광화학 등으로 구성될 예정임. 

- 또한 응용 교육과정은 광전화학의 산업적 응용 분야인 디스플레이화학, 에너지화학 등으로 편성하여 대학원 졸업 

후 실무를 위한 인재양성으로서의 역할을 담당하게 될 것임.

- 사업 및 소속 대학원생 교육의 성공적 수행을 위해서는 또한 학부로부터 대학원, 그리고 대학원으로부터 기업/연구

소로의 원활한 흐름이 뒷받침되어야 함. 본 사업팀에서는 본 학과의 학부 특성화 연구-교육 프로그램인 UROP

(Undergraduate Reserach Opportunity Program)을 Push 과정으로, 우수 대학원생의 해외 방문연구/연수기회를 제공하

는 Pre-Doc. in Optoelectronic Chemistry 프로그램을 Pull 과정으로 하는 Push-Pull 연구-교육 프로그램을 통해 우수

한 자원을 학부로부터 학위과정 이후까지 끌고 당겨줌으로써 향후 우리나라의 미래 국가성장을 주도해 갈 창의적, 문

제해결형 인재를 양성해 나갈 것임.
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2 인력양성 계획 및 지원방안

 

2.1 대학원생 인력 확보/배출 및 지원 계획

 

2.1.1 대학원생 확보 및 배출 실적

<표 2> 사업팀 소속 학과(부) 대학원생 확보 및 배출 실적 (단위: 명)

T_1_1:대학원생 확보 및 배출 실적(명)

T_2_1:실적 T_2_3:석사 T_2_4:박사 T_2_5:석·박사 통합 T_2_6:계

T_3_1:확보

T_3_2:2010년 D_3_3:9 D_3_4:1 D_3_5:1 D_3_6:11

T_4_2:2011년 D_4_3:7.5 D_4_4:3 D_4_5:1 D_4_6:11.5

T_5_2:2012년 D_5_3:9.5 D_5_4:3 D_5_5:0 D_5_6:12.5

T_6_2:계 D_6_3:26 D_6_4:7 D_6_5:2 D_6_6:35

T_7_1:배출

T_7_2:2010년 D_7_3:1 D_7_4:0 D_7_5:X D_7_6:1

T_8_2:2011년 D_8_3:5 D_8_4:0 D_8_5:X D_8_6:5

T_9_2:2012년 D_9_3:4 D_9_4:1 D_9_5:X D_9_6:5

T_10_2:계 D_10_3:10 D_10_4:1 D_10_5:X D_10_6:11

 

2.1.2 대학원생 확보 및 지원 계획

 가. 대학원생 배출 계획

<표 3> 향후 7년간 참여교수의 지도학생 배출 계획 (단위: 명)

T_1_1:연도
T_1_2:참여교수의 지도학생 배출 계획

T_2_2:석사 T_2_3:박사 T_2_4:계

T_3_1:1차년(2013년) D_3_2:5 D_3_3:1 D_3_4:6

T_4_1:2차년(2014년) D_4_2:11 D_4_3:1 D_4_4:12

T_5_1:3차년(2015년) D_5_2:12 D_5_3:1 D_5_4:13

T_6_1:4차년(2016년) D_6_2:12 D_6_3:3 D_6_4:15

T_7_1:5차년(2017년) D_7_2:13 D_7_3:4 D_7_4:17

T_8_1:6차년(2018년) D_8_2:13 D_8_3:6 D_8_4:19

T_9_1:7차년(2019년) D_9_2:14 D_9_3:6 D_9_4:20

T_10_1:계 D_10_2:80 D_10_3:22 D_10_4:X
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 ※ 상기 목표 설정에 관한 실현가능성 및 부가설명 기술

■ 대학원생 배출 목표 달성 전략

● 현 보유 현황 

- 본 사업팀의 현재 보유 대학원생 수는 석사과정 16명, 박사 3명, 석/박사통합 1명임. 사업 종료시점인 7년차에는 석

사 27명, 박사 12명의 대학원생 보유를 목표로 하고 있으며 (석사 69%, 박사 400% 증가), 사업기간 동안 총 석사 80

명, 박사 22명의 배출을 계획하고 있음. 

● 석사과정 대학원생 증대 전략

- 석사과정생의 증대를 위해 본 학과에서 실시하고 있는 UROP(Undergraduate Research Opportunity Program) 제도를 

적극 활용하여 학부학생들의 연구참여 기회를 증진시킴으로 석사 진학의 중요성과 필요성을 접할 수 있는 기회를 제

공 할 것임. 

- UROP는 미국 MIT의 학부생 연구참여 과정을 벤치마킹하여 본 학과에서 2005년에 개발,2007년에 정규과목으로 편성하

여 6년 이상 운영해 오고 있는 프로그램으로, 우수한 학부생들을 조기에 발굴하고 학부 졸업 후에 본인의 적성에 맞

는 연구 분야로 진출할 수 있도록 돕기 위한 다양한 노하우를 보유하고 있음.

- 본 학과에서는 UROP를 학점화 하여, 학부생 연구참여 과정 I, II, III, IV 과목을 학기별로 2학점씩 운영하고 있으

며, 매년 약 40여명의 학생들이 활발하게 본 과정에 참여하고 있음.

- 뿐만 아니라, 학/석연계과정을 적극 활용, 석사진학으로의 저변 확대를 도모함. 현재 본 사업팀 그룹 내에 2명의 

학/석연계 과정생이 연구에 참여하고 있으며, 이들은 석사과정 전환과 동시에 본 사업에 참여하게 될 것임.

● 박사과정 대학원생 증대 전략

- 박사과정생의 경우, 본 사업팀이 계획하고 있는 Pre-Doc. 프로그램을 활성화하여, 박사과정으로의 진학에 대한 동

기 부여를 통해 박사과정생의 확보를 도모함

- Pre-Doc. 프로그램은 박사학위 취득 후의 진로 모색에 있어 개인의 연구 역량 강화를 위해 박사과정 후반에 해외 연

수 등의 기회를 제공하고 이에 필요한 자금을 지원하는 제도로, 석사과정생의 박사과정 진학에 대한 동기 부여가 될 

것임.

- 본교 출신의 학생뿐만 아니라, 해외 우수 인력 확보를 통해, 박사과정생의 인력확보를 추진할 것임. 

- 증가되는 학생들의 인건비는 추후 타 부처 관련연구과제 수주를 통해 확보할 계획임.
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 나. 사업팀의 우수 대학원생 확보 및 지원 계획

(1) 우수 대학원생 확보 계획

● 본 사업팀은 우수한 학부생의 대학원 진학을 유도하는 Push 전략과 박사과정 학생들에게 획기적인 혜택을 부여함

을 통해서 우수 석사과정생의 본 학과 박사과정 진학을 유도하는 Pull 전략으로 구성되는 "Push-Pull 프로그램"을 정

립하고 이를 통해 우수 대학원생을  확보하고자 함.

● 본 사업팀은 "Push-Pull 프로그램"의 추진 전략으로 UROP (학부생 연구참여 과정) 제도와 Pre-Doc. 제도를 활용 

할 것이며, 이와 더불어 해외 우수 인력 확보 전략을 통해서도 우수 대학원생을 확보할 것임.

 

■ Push 전략으로서의 UROP 제도를 통한 대학원생 연구역량 강화

● 학부생 연구참여 과정인 UROP를 이용, 학부 3, 4 학년 학생들이 대학원 연구실 생활과 실험, 연구환경 등을 미리 

경험해 보는 기회를 제공하여 자신의 진로와 적성을 탐색하게 하고, 그 결과로 본 학과에서는 그 동안 대학원 진학률 

향상 등의 성과가 있었음.

● UROP에 참여하는 학생들을 중심으로 매 학기에 포스터 발표를 통하여 연구 결과를 발표, 평가하고 시상하여 학부학

생들의 연구 참여를 독려하고 있음.  

● 대학원생에게는 UROP 학생들을 멘토, 지도를 할 수 있는 기회와 연구 프로젝트를 기획, 운영, 교육하는 경험을 부

여하며, 기업체나 연구소로 진출했을 때 활발하게 다른 연구자들과 의사소통하며 연구할 수 있는 능력 개발 기회도 가

지게 됨.

● 본 학과에서는 UROP의 활성화를 위해서 학교에서 지급하는 2,3종 (약 100여만원) 장학금 수혜자의 50%를 UROP에 참

여하는 학생들 중에서 선발하여 지급하고 있음.

● 또한 학교의 장학금과는 별도로 본 학과의 교수들이 출연한 기금을 중심으로 약 2억원의 교수사랑 장학 기금을 조

성하여 그 수익금으로 매년 약 6명의 UROP 대상 학생들에게 100여만원씩의 장학금을 지급하고 있으며, 계속해서 매년 

천만원 이상의 장학금을 추가적으로 조성하여 10명의 UROP 학생에게 100만원씩 추가적으로 지급하고 있음.

 

■ Pull 전략으로서의 Pre-Doc. 제도를 통한 대학원생 연구역량 강화

● 본 학과에서 Push 전략의 일환으로 수년간 운영해 온 UROP 제도를 통해 석사 과정 진학 학생 수의 뚜렷한 증가가있

었음. 향후 석사 학위 학생의 박사 과정 추가 진학 유도를 위해서는 박사 과정 학생들에게 획기적인 혜택을 부여하는 

Pull 전략이 필요하다고 판단됨.

● 본 연구팀에서는 이러한 Pull 전략의 일환으로 Pre-Doc. 제도를 운영할 계획인데, 학교의 대응자금 (사업비의50%) 

중 매년 3,000만원을 Pull 프로그램에 배정하여, 우수 박사과정 학생에 대해 마지막 학기에 해당하는 6개월간 해외 유

수 대학 등에서 연구/연수할 수 있는 기회를 제공하고, 이에 필요한 경비를 전액 지원하고자 함.

■ 학교 대응자금을 활용한 대학원생 연구역량 강화 지원

● 본 BK21 플러스 사업에 대해 학교 차원에서 정부사업비의 50%에 해당하는 대응자금을 지원할 예정임. 

● 이 대응자금의 대부분을 우수논문 인센티브, Pull 프로그램 지원, 산학연 교류강화 등 사업 참여 대학원생의 연구 

능력 향상 지원에 활용할 것임. 세부적인 학교 대응자금의 예산 활용 항목은 아래와 같음. 

학교 대응 자금 (단위: 천원)

(1) 참여 대학원생 성과급: 5,000

(2) pull program(initiative)-박사과정 해외 지원금: 30,000

(3) 연구교수/post doc. 인건비: 30,000

(4) recruit(해외): 9,000

(5) 국제화 초청 정규 세미나: 6,000

(6) 산학연구 교류강화 program-산업체 연수; 5,000

(7) 대학원생 인건비: 17,800

(8) 사업팀 전담직원 인건비: 7,200

-------------------------------------------------------

합계: 110,000
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■ 해외 우수 인력 확보 전략

● 현재 본 학과는 독일 Bochum의 Ruhr 대학, 일본 오사카 대학 등과 학술 교류 MOU를 체결하여, 학생들을 교류하고 

공동 연구를 진행하고 있음. 이러한 외국 대학과의 교류를 적극 활용하여 학생들의 해외 공동 연구/교류를 활성화하

고, 해외의 우수한 학생들을 유치할 것임.

● 또한, 교내 해외 우수인력 유치 프로그램을 적극 활용하여 해외 우수 인력을 확보할 계획임. 최근 몇 년간 몽골, 

중국, 인도 등에서 우수 대학원생을 확보한 경험을 토대로, 몽골, 중국, 인도, 방글라데시, 필리핀 등을 방문, 우수

한 외국인 학생 유치를 추진하여 본 사업팀의 연구역량 강화 및 국제화를 도모하고, 향후 본 사업팀의 해외 공동연구 

거점 및 교두보를 확보하고자 함.

 

(2) 우수 대학원생 지원 계획

 

■ 지원 현황

● 현재 학부 성적 4.0 이상의 학생들이 대학원에 진학할 경우 학교로부터 2년 동안 성곡장학금을 받으며, 이는 석사 

2년 동안 등록금 전액에 해당함.

● 전일제 박사과정 학생의 경우에는 지도 교수와 학교가 각각 등록금의 50%씩을 지원하는 시스템을 통해서 박사 과

정 학생들의 학비를 전액 지원하고 있음.

● 또한 우수 대학원생의 경우, 본 학과에서 MOU를 체결한 독일 Ruhr 대학과 일본 오사카 대학에 교환 학생 자격으로 

해외에서의 연구 기회를 제공하고 있음.

● 해외 박사 학위 학생 유치를 위한 기숙사 인프라를 갖추고 있고, 해외 우수인력 지원 프로그램을 통해 등록금과 일

부 생활비를 지원하고 있음.

● 본 학과에서는 매 학기에 논문 및 교육 실적을 기준으로 평가하여 우수 대학원생을 선발하고, 장학금을 지원 (20만

원씩 4개월 지원)하고 있음. 또한 대학원생이 국내 학회에 포스터 발표를 할 경우 6만원, 국제 학회에 발표할 경우 20

만원을 지원함.

 

■ 지원 계획

● 앞서 기술한 Pre-Doc. 프로그램을 통해 박사 과정 동안 성취도가 높은 우수 대학원생의 경우, 본 사업에 대한 학교

의 대응 자금을 이용하여 마지막 학기의 6개월간 해외 대학 연수에 필요한 체재비를 지원함 (일인당 최대 30,000,000

원).

● 또한 대학의 대응 자금 (사업비의 50%)을 활용하여, 1년 단위로 대학원생들의 논문 발표 실적을 평가, 우수 논문 

발표 대학원생에게는 100만원씩의 연구 인센티브를 지급할 계획임.

● 우수 대학원생들에 대해 삼성 디스플레이, LG 디스플레이, 서울반도체, SK 이노베이션 등 광전화학 관련 기업체에 

실습 기회를 부여하고 필요한 경비를 지원함.

● 확보된 해외 우수 대학원생들의 경우 대학의 대응 자금을 이용, 4대 보험 가입 및 기숙사를 지원함.
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2.2 대학원생의 취업률 현황 및 진로 개발 계획

 

2.2.1 취업률

 

<표 4> 참여교수의 지도학생 취업률 실적 (단위: 명, %)

T_1_1:구분

T_1_3:졸업 및 취업현황

T_1_9:취업률(%)

(D/C)×100
T_2_3:졸업자(G)

T_2_4:비취업자(B)

T_2_7:취업대상자

(C=G-B)
T_2_8:취업자(D)T_3_4:진학자

T_3_6:입대자
T_4_4:국내 T_4_5:국외

T_5_1:2012년 2

월 졸업자

T_5_2:석사 D_5_3:4 D_5_4:1 D_5_5:1 D_5_6:0 D_5_7:2 D_5_8:2
T_5_9:석사/박사

합산

T_6_2:박사 D_6_3:1 D_6_4:X D_6_5:X D_6_6:0 D_6_7:1 D_6_8:1 D_6_9:100%

T_7_1:2012년 8

월 졸업자

T_7_2:석사 D_7_3:0 D_7_4:0 D_7_5:0 D_7_6:0 D_7_7:0 D_7_8:0
T_7_9:석사/박사

합산

T_8_2:박사 D_8_3:0 D_8_4:X D_8_5:X D_8_6:0 D_8_7:0 D_8_8:0 D_8_9:0%

T_9_1:계 D_9_3:5 D_9_4:1 D_9_5:1 D_9_6:0 D_9_7:3 D_9_8:3 D_9_9:100%

 

2.2.2 취업의 질적 우수성

● 본 사업팀의 연구실을 졸업한 학생들의 경우 대부분 광전화학과 관련된 기업체에 진출하거나, 국내외 관련분야의 

대학 연구실에 박사과정으로 진학하는 등, 본 사업팀의 목표인 광전화학 분야의 전문 인력으로 활발한 활동을 하고 있

으며 실제 사례들은 다음과 같음.

● 위 <표 4>에 표시된 것처럼, 2012년 졸업한 5명의 학생들 중, 3명이 광전 화학 분야의 기업체에 진출하였고 (공혜

진-코오롱인더스트리, 오정록-삼성전자, 박병규-삼성반도체), 2명은 국내외 관련 분야의 박사 과정으로 진학 (김지연-

독일 Ruhr 대학, 류일환-국민대학교)하여, 작년 졸업 기준으로는 졸업생의 100%가 광전화학 분야 산업체와 대학에 진

출하였음.

● 석박사통합과정 오정록 학생은 2012년 02월에 졸업하여 삼성 LED에서 활동 중이며 광전화학에 기반한  광전화학 분

야의 전문인으로서 국내 산업 발전 및 기술 개발에 기여하고 있음. 2012년 02월에 석사과정을 졸업한 공혜진 학생은 

㈜코오롱인더스트리 중앙연구소에서 전자재료 개발 연구를 수행중임. 코오롱인더스트리 중앙연구소는 각종 전자재료

와 유기태양전지 분야에서 선도적 연구를 수행하고 있음. 또한 2013년 02월에 졸업한 홍성표 학생은 LS전선 주식회사

에서 광전화학을 기반으로 한 산업 인력으로 활발하게 활동 중임.

● 2012년 이전 본 사업팀 소속 대학원 졸업생들의 경우에도, 광전화학과 관련된 산업계 각 분야로 진출하여 국가 산

업 발전에 기여하고 있음. 대표적인 사례로 2010년 02월에 졸업한 김형근 학생은 삼성 모바일 디스플레이 연구소에서 

새로운 나노구조의 차세대 디스플레이 연구를 수행중임. 또한 2011년 02월에 졸업한 박재형 학생은 경기도 파주 소재 

LG디스플레이 연구소에서  광전화학을 기반으로 한 디스플레이 연구를 수행하고 있음.

● 상기 졸업생 모두는 광전화학을 기반으로 한 (광)전자소자/소재 분야의 전문 인력 양성이라는 본 사업팀의 목표비

전에 맞게, 적절한 전문 분야에서 국내 산업 기술 발전에 참여하고 있음.
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2.2.3 취업지도/진로 개발 실적 및 계획

● 취업의 질적 우수성을 달성하기 위하여 사업팀, 학과, 학교 차원의 다양한 취업지원 프로그램들이 개발되어 시행되

고 있으며, 향후 취업률과 취업의 질적 우수성을 계속 유지, 향상시키기 위해 학교 대응자금의 일부를 산학연 교류강

화 프로그램에 지원하는 등, 사업팀 차원에서 학과 또는 학교와 연계할 수 있는 새로운 취업프로그램들을 모색해 나

갈 것임.

 

(1) 사업팀, 학과 차원의 취업지도/진로개발 프로그램 개발 실적

● 매주 월요일 오후에 진행되는 세미나 시간을 통하여 기업체 CEO와 인사담당자를 포함한 임직원, 국가 및 민간 연구

소 연구원, 취업지도 전문가 등을 초청하여 해당 연구 분야의 기술 동향과 기업에서 필요로 하는 인재상에 대한 정보

를 학생들이 지속적으로 접할 수 있도록 기회를 제공하였으며, 최근 초청한 연사는 다음과 같음.

: 장두원소장 (제일모직), 김병욱전무 (동진쎄미켐), 임동찬박사 (재료연구소), 박찬구 대표이사 (웅진케미칼), 민병

권 박사 (KIST), 홍성준 박사 (한국에너지기술연구원) 등.

● 대학원생들의 진로 탐색과 관련하여 정부출연연구소나 관련 산업체 등을 방문하여 한 학기 1-2회 정도의 견학 및 

담당자 면담을 제공하는 프로그램을 운영하고 있음. 지난 학기의 경우, 한국화학연구원, 한국표준과학연구원, 재료연

구원의 광전화학 분야 관련 연구그룹들을 방문하여 견학하는 등 국가 및 민간연구소나 산업체 현장에 여러 차례 학생

들과 함께 방문함으로써 학생들이 연구소 및 산업체 현장에서 필요한 능력과 자질을 발견할 수 있는 기회를 제공하였

음.

● 본 사업팀 소속 교수가 회장으로 주관하는 한국정보디스플레이 학회의 형광체 연구회를 매년 2-3회 꾸준히 개최하

고 있음. 해당 연구회 및 포럼에 LG이노텍, 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이 등 8개의 주요 관련 기업체와 광기술연

구소, 재료연구소, 한국화학연구원, KIST 등 주요 정부출연연구소가 참여하고 있으며, 연구 발표와 정보 교류를 통하

여 소속 대학원생들의 취업에 대한 관심 고취와 네트워킹 강화 등 취업률과 취업의 질적 우수성에 기여하고 있음. 

● 학과 동문선배들의 취업현황을 파악하고 학과 행사에 초청함으로써 동문선배들과의 유대를 강화하고 관련 분야에 

학생들의 취업 동기를 증가시킬 수 있는 기회를 제공하였음.

 

(2) 학교 차원의 취업지도/진로개발 프로그램 개발 실적

 ■ 취업정보 제공 DB 구축 및 대학원생 프로파일 관리시스템

● 실시간 취업정보를 상시 게시하며 정보제공자와 사용자간의 양방향성 의사소통 경로 및 취업관련 커뮤니티 정보공

유를 강화하고 있음.

● 종합정보시스템을 통한 대학원생 프로파일 정보를 취업지원팀, 홍보팀 등 학교기관과 공유하여 회사에서 요구하는 

인재에 가장 근접한 대학원생 정보를 제공하는 시스템을 구축함.

● 국내 유수 연구기관으로의 진출을 위한 각종 정보 및 준비 사항에 관한 DB를 제공하고 자기소개서, 연구요약문, 추

천서, 면접 등에 관한 자문 시스템을 구축함.

 

■ 학교 인지도 제고를 위한 홍보

● 국민대학교; 홍보전략(TV, 라디오 등 전파매체를 통한 직접적 홍보)을 강화해 오고 있으며, 특히  이미지 광고를 

통한 직접적인 "졸업생 품질" 보증을 홍보함.

● 정기간행물이나 유명 외부연사 초청 세미나 등을 통한 학과 위상 제고 및 홍보.

 

(3) 사업팀 차원의 취업률 향상 지원 계획

■ 기업체와의 공동연구 강화 및 취업 연계

● 현재 본 사업팀에서는 삼성 SDI(주), 삼성전자 LED 사업부, LG디스플레이 등과 산학 공동연구를 수행하였으며 이

를 기반으로 광전화학 관련 회사들과의 공동 연구를 더욱 강화할 계획임.

● 정기적인 산학공동워크숍, 산업체 전문가 초청 강연 (매주 월요일 사제동행세미나 시간 활용)을 통한 광전화학과 

직간접적으로 관련된 기업체들과의 유대를 강화하고 취업에 연계될 수 있도록 힘씀.

● 산업계에서 두각을 나타내는 사업팀 졸업생을 취업멘토로 임명하여, 멘토 특강 등을 통해 취업 성공 사례를 소개하

고 산업체 동향 등을 교육함.

● 본 사업의 학교 대응자금 중 일부를 산업체 연수 등 산학연 교류강화 프로그램에 배정하여 실질적 교류 확대를 지
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원하고자 함. 

 

■ 기술이전, 사업화와 취업 연계

● 광전화학 분야에 특성화된 연구를 통한 독자적 원천기술을 확보하고, 기술 이전 프로세스를 통하여 사업팀의 배출 

인력이 해당 사업 분야의 핵심 인력 자원이 되도록 유도함.

● 사업화시 참여연구원의 취업 연계: 사업주 입장에서는 훈련된 광전화학 분야의 전문 연구 인력의 확보라는 측면에

서 참여연구원과 사업주의 상호 윈-윈 전략이 됨.

■ 개발 기술 활용 창업 지원

● 본 사업의 독자적인 기술력을 이용하여 창업을 원하는 경우, 학교 창업지원 프로그램과 연계하여 적극적으로 지원

함. 특별히 본 사업을 통해 개발된 디스플레이/태양전지 응용분야의 원천기술을 토대로, 학위 후 대학원생들의 창업관

련 진로 설정에 대한 기회를 제공함.

● 창업에 대한 관심도가 높은 학생의 경우, 응용 관련 연구주제를 설정하여 창업 가능 아이템을 지속적으로 발굴할 

예정임.

 

■ 취업률 현황(기업, 대학, 연구소 등) 분석 및 진로 제시

● 본 연구팀의 현 취업자들은 디스플레이, 각종 전자재료, 유기 태양전지 등의 분야에서 선도적인 연구를 수행하고 

있는 회사들인 삼성 디스플레이 연구소, LG디스플레이 연구소, LS전선 주식회사, 삼성 전자 LED 사업부, 코오롱인더스

트리 중앙연구소 등에 진출하여 활발한 연구 활동을 수행하고 있음.

● 이와 같이 기 취업자들은 광전화학을 기반 기술로 하는 여러 다양한 응용 분야의 유수 기업체 연구소로 진출하였음

을 알 수 있음.

● 디스플레이, 전자재료, 태양전지 등의 산업체에서는 전자재료 개발 연구 등의 화학 기반 전문 인력을 필요로 하므

로 향후에도 본 연구팀을 통해서 양성된 광전화학 기반 전문 인력들이 위와 같은 산업체에 지속적으로 진출할 수 있

을 것으로 기대됨.

● 현재까지의 취업자 현황을 보면 주로 광전화학 관련 기업체로 진출하였으나, 향후 대학 및 국책 연구소 등에 진출 

하여 기초 연구를 수행할 수 있는 연구 인력도 양성하여 취업의 행태를 다변화할 필요도 있다고 사료됨.

● 최근 해외의 유수 대학에 박사 과정으로 진학 (김지연-독일 Ruhr Univ. at Bochum 김진현-영국 Imperial College 

London)한 사례가 있기 때문에, 앞으로도 본 사업 추진에 의한 우수 박사과정 학생들의 양성을 통하여 취업의 행태 다

변화가 가능할 것으로 기대됨.

 

(4) 학과, 학교 차원의 취업률 향상 지원 계획

 ■ 취업 활동과 관련된 특강 및 교내행사 개최

● 광전화학과 연관된 기업체의 CEO, 연구원, 제품 제조 책임자 등의 취업 특강을 지속적으로 유치하고 학생들이 최

신 기술 동향과 채용시장 동향을 파악하도록 함.

● 광전화학 관련 기업체와 국가 연구소의 채용실무담당자들과 취업교육 전문가를 초청하여, 취업특강 지도 및 대학차

원의 입사지원 또는 취업 추천 창구를 확보할 것임.

● 본 학과에서는 학교의 취업지원팀과의 긴밀한 연계를 통하여 취업 정보를 얻고, 취업관련 프로그램에 적극적으로 

참여하도록 유도할 것임

 

■ 대학원생 창업 지원

● 본 연구팀에서 개발된 기술을 기반으로 대학원생 또는 졸업생이 창업을 할 경우, 기술 및 사업아이템의 제공을 통

하여 적극적으로 창업을 지원하고자 함.

● 창업 신청에 대한 유관부서의 심사를 거쳐 선정된 팀에게 창업지원 장학금 지급 및 창업 관련 제반 민원서비스를 

대행해 줌.

 

■ 취업과 관련된 교원 업적평가 강화

● 교원업적 평가시 취업활동을 강화하기 위하여 현행 교원업적평가의 "취업 및 진로지도 항목"을 확대하여 "교육" 부

문 업적에도 적극 반영토록 규정 개정을 추진중임.
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● 승진, 승급 등의 평가시점에 교육부문 필수기준 점수 상향 등 지속적인 대학원생 지도를 유도할 수 있는 제도를 강

화할 계획임.

● 진로 상담을 통해 유학 및 연구원으로의 취업을 권장하고 활발한 학회활동과 네트워킹 권장으로 다각화된 취업 정

보를 획득해 나갈 것임.
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3 인력의 연구수월성

 

3.1 대학원생 연구 실적의 우수성

 

3.1.1 최근 3년간 대학원생 1인당 국제저명학술지 (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI) 논문 환산 편수

 

<표 5> 대학원생 논문 환산 편수 실적

T_1_1:구분
T_1_2:최근 3년간 실적

T_1_5:전체기간 실적
T_2_2:2010년 T_2_3:2011년 T_2_4:2012년

T_3_1:논문 총 건수 D_3_2:8 D_3_3:17 D_3_4:14 D_3_5:39

T_4_1:1인당 논문 건수 D_4_2:0.7272 D_4_3:1.4782 D_4_4:1.12 D_4_5:1.1142

T_5_1:논문 총 환산 편수 D_5_2:2.5988 D_5_3:6.6846 D_5_4:6.2523 D_5_5:15.5357

T_6_1:1인당 논문 환산편

수
D_6_2:0.2362 D_6_3:0.5812 D_6_4:0.5001 D_6_5:0.4438

T_7_1:지도학생 수 D_7_2:11 D_7_3:11.5 D_7_4:12.5 D_7_5:35

 

3.1.2 최근 3년간 대학원생 1인당 SCI, SCIE (SSCI 포함) 논문의 환산 보정 IF

<표 6> 대학원생 1인당 SCI(E) (SSCI 포함) 논문의 환산 보정 IF

T_1_1:구분
T_1_2:최근 3년간 실적

T_1_5:전체기간 실적
T_2_2:2010년 T_2_3:2011년 T_2_4:2012년

T_3_1:총 환산 편수 D_3_2:2.5988 D_3_3:6.6846 D_3_4:5.8523 D_3_5:15.1357

T_4_1:총 환산 보정 IF D_4_2:1.18742 D_4_3:4.15622 D_4_4:3.95518 D_4_5:9.29882

T_5_1:환산 논문 1편당 환

산 보정 IF
D_5_2:0.45691 D_5_3:0.62176 D_5_4:0.67583 D_5_5:0.61436

T_6_1:1인당 환산 보정 IF D_6_2:0.10794 D_6_3:0.36141 D_6_4:0.31641 D_6_5:0.26568

T_7_1:지도학생 수 D_7_2:11 D_7_3:11.5 D_7_4:12.5 D_7_5:35

 

3.1.3 최근 3년간 대학원생 1인당 학술대회 발표 환산 논문 편수

<표 7> 대학원생 1인당 학술대회 발표 논문 환산 편수

T_1_1:구분

T_1_2:최근 3년간 실적
T_1_11:전체기간 실적

T_2_2:2010년 T_2_5:2011년 T_2_8:2012년

T_3_2:국제 T_3_3:국내 T_3_4:계 T_3_5:국제 T_3_6:국내 T_3_7:계 T_3_8:국제 T_3_9:국내 T_3_10:계 T_3_11:국제 T_3_12:국내 T_3_13:계



17 / 203

T_4_1:총 건

수
D_4_2:3 D_4_3:20 D_4_4:23 D_4_5:4 D_4_6:18 D_4_7:22 D_4_8:2 D_4_9:19 D_4_10:21 D_4_11:9 D_4_12:57 D_4_13:66

T_5_1:총 환

산 편수
D_5_2:3.3333

D_5_3:11.983

3

D_5_4:15.316

7
D_5_5:4.6667 D_5_6:9.9333 D_5_7:14.6 D_5_8:2.8333

D_5_9:10.966

7
D_5_10:13.8

D_5_11:10.833

3

D_5_12:32.883

3

D_5_13:43.716

7

T_6_1:1인당

환산 편

수

D_6_2:X D_6_4:1.3924 D_6_5:X D_6_7:1.2695 D_6_8:X D_6_10:1.104 D_6_11:X D_6_13:1.249

T_7_1:지도학

생 수
D_7_2:X D_7_4:11 D_7_5:X D_7_7:11.5 D_7_8:X D_7_10:12.5 D_7_11:X D_7_13:35
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3.2 대학원생 연구 수월성 증진의 우수성

 

3.2.1 연도별 목표설정의 우수성

<표 8> 대학원생 연도별 목표설정의 우수성

T_1_1:항목
T_1_2:연도별 목표

T_1_9:연평균 증

가율
T_2_2:1차년도 T_2_3:2차년도 T_2_4:3차년도 T_2_5:4차년도 T_2_6:5차년도 T_2_7:6차년도 T_2_8:7차년도

T_3_1:대학원생

1인당 국제

저명 학술

지 논문 환

산편수

D_3_2:0.5 D_3_3:0.52 D_3_4:0.54 D_3_5:0.56 D_3_6:0.6 D_3_7:0.62 D_3_8:0.65 D_3_9:4.4%

T_4_1:대학원생

1인당 SCI,

SCIE,

(SSCI,

A&HCI 포함

) 논문의

환산 보정

IF

D_4_2:0.315 D_4_3:0.338 D_4_4:0.3672 D_4_5:0.392 D_4_6:0.438 D_4_7:0.4712 D_4_8:0.52 D_4_9:8.7%

T_5_1:환산 논문

1편 당 환

산 보정 IF

D_5_2:0.63 D_5_3:0.65 D_5_4:0.68 D_5_5:0.7 D_5_6:0.73 D_5_7:0.76 D_5_8:0.8 D_5_9:4%

T_6_1:대학원생

1인당 학술

대회 발표

논문 환산

편수

D_6_2:1.4 D_6_3:1.7 D_6_4:2 D_6_5:2.2 D_6_6:2.5 D_6_7:2.8 D_6_8:3 D_6_9:13.6%

 상기 목표 설정에 관한 실현가능성 및 부가설명 기술

(1) 목표 실현가능성의 기반 조성 추진 (Push-Pull Program)

■ Push 과정 (학부에서 대학원으로!)

● 본 학과에서는 학부생 중 대학원 진학 희망자에게 학부과정의 졸업논문 및 UROP (Undergraduate Research 

Opportunity Program) 교육과정을 유도하여 우수 대학원생을 조기 발굴하고, 대학원 입학 이전에 연구 경험을 제공하

고 있음. 

● 2013년 현재 UROP 교육과정은 매학기 1학점 과목으로 학부생 40명 이상이 수강하고 있으며 2014년부터 이를 한층 

강화하여 매학기 2학점 과목으로 교과과정 개편을 완료하였음.

● 더불어 본 학과에서는 약 2억원의 "교수사랑장학기금"을 조성, UROP 대상 학생들에게 장학금을 지급하여 UROP의 

활성화를 추진하고 있으며 이를 통하여 우수한 경쟁력을 갖춘 대학원생 유치를 도모하고 있음.

● 또한 UROP 수행 학부생 중 자질이 우수하고 대학원 진학을 희망하는 학생에게 학석통합과정을 적극 권장함으로써 

우수 대학원생을 조기 확보할 것임. 

■ Pull 과정 (대학원에서 학계/산업계로!)

● 기존 박사학위생의 진로 우수성 확보는 이후 우수한 박사학위 대상 학생의 유치에 가장 큰 영향을 주는 요소라 할 

수 있음.  또한 이러한 학위 후 진로의 우수성 확보는 대학원생이 다른 사념 없이 연구 및 학업에 정진할 수 있게 하
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는 기본적인 근간이 된다 할 수 있음.

● 따라서 본 사업팀에서는 향후 사업팀 참여 박사 학위생에 한하여 관련 산업체 및 해외 우수 연구팀에서 방문연구/

연수의 기회를 제공하고자 함. 

● 이를 활성화하기 위하여 선정된 우수 박사과정 학생에게 사업팀의 대응자금을 이용, 반년간 최대 3,000만원의 정착

비를 지원할 것이며 이를 Pre-Doc. in Optoelectronic Chemistry로 명하고 추진하고자 함.

 

(2) 목표 실현의 가능성

■ Push 과정에 의한 성과목표 달성 기여

● 본 학과의 학부 교육에서는 취업률 향상과 병행하여 대학원 진학 장려와 문제해결형 인재 육성에도 많은 노력을 기

울이고 있음. 

● 본 학과의 UROP 과정을 통한 대학원생 조기 확보가 상기 표의 대학원생 연구 목표를 달성하는데 있어 Push 프로그

램으로써 큰 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨. 예를 들어 UROP 과정을 거쳐 대학원에 진학, 박사과정을 졸업한 오정

록 학생의 경우, 1인당 논문환산편수 및 환산보정 IF는 4.56 (평균대비 2.1배), 2.66 (평균대비 2.0배) 으로 분석되

는 등 UROP 과정을 거친 대학원생의 경우, UROP 과정을 거치지 않은 대학원생에 비해 상대적으로 우수한 성과를 보이

고 있음. 

● 따라서 이와 같은 과정으로 조기확보된 대학원생은 연구 분야의 목표 달성에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

 

■ Pull 과정에 의한 성과목표 달성 기여

● 우수한 연구업적을 도출한 박사학위 과정생에게 Pre-Doc. 과정을 지원함으로써, 소속 대학원생들의 박사과정 진학 

및 학위 과정중의 성과에 대한 동기를 부여함. 또한 이를 통한 선순환적인 대학원생 경쟁력 강화 측면을 기대할 수 있

음. 

● 이러한 Pull 과정에 의한 박사인력의 비율 증가와 연구실적 향상은 본 사업팀의 대학원생 연구목표 달성에 크게 기

여하게 될 것임.

 

■ 연구 지원 및 기반 인프라 확충을 통한 성과목표 달성 기여

● 현재 본교에서 활발히 추진중인 1) 공동기기 센터의 행정 및 보유기자재의 진일보화, 2) 전임교원의 교육 및 연구 

중심 2-track 제도의 완비를 통한 참여교수의 연구 집중 여건 성숙 또한 우수한 성과 도출에 기여할 것임.

● 본 사업의 사업비 중 700만원과 학교 대응자금 중 500만원을 연구실적 인센티브로 배정하여 우수한 논문을 발표한 

대학원생과 신진연구인력에게 지급할 예정임. 이를 통하여 대학원생들의 자발적인 연구와 긍정적인 경쟁에 대한 동기

를 부여할 것임.

 

■ 해외 우수 인력의 확충을 통한 성과목표 달성 기여

● 본교의 산학협력팀 주관으로 연구인력 강화를 위한 "해외 우수 연구인력 유치"의 지원제도를 실행하고 있으며 이

를 통하여 2012년부터 본 참여팀 연구실에서는 3명의 우수 대학원생을 유치하였음. 

● 향후 이러한 제도를 통하여 보다 많은 수의 박사학위생을 본 사업팀의 연구원으로 참여시키고자 하며 이는 결과적

으로  연구결과의 질적/양적 향상으로 나타날 것임. 

 

■ 학술대회 발표 실적 향상 전략

● 국제화 일환으로 추진될 "해외 기관과의 정규 심포지엄" 참여을 통한 대학원생의 학술대회 발표 실적의 향상을 

기대할 수 있음. 더불어 사업팀의 Pull 과정을 통한 학위과정생의 방문연구 및 연수의 증가는 선순환적으로 학술대회 

발표 증진에 기여 할 것임. 

● 특히 우수 실적 대학원생의 국제학술대회 참가 기회 부여에 2,000만원의 사업비를 배정함으로써 학술대회 발표와 

우수 논문 발표 향상을 동시에 추진할 것임.

 

(3) 요약                    

● 현재 활발히 진행되고 있는 연구인력 배출 장려 학부교육과 대학원 연구지원 전략이 잘 연계된다면, 사업팀 참여 

대학원생 수의 증가 및 연구의 질적 향상을 동시에 기대할 수 있을 것임. 

● 석사학위생에 기반한 현 연구팀에 비교하여 향후 조성 기대되는 연구팀은 박사학위생이 연구의 주축으로 재편성될 
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것임. 이는 선순환적으로 1인당 논문의 양적, 질적 향상을 기대할 수 있어 상기 설정한 목표를 달성할 수 있을 것으

로 판단됨.

 

3.2.2 대학원생 학술활동 지원계획의 우수성

(1) 학술/연구 활동 지원 현황 및 문제점

● 본학과에서는 학술발표 목적으로 학회 참가시, 소속연구실 연구비로부터 여비를 포함한 경비를 지원하고 있음. 또 

한 대학원생 중 논문 발표 실적을 기준으로 매학기 약 3인의 연구우수대학원생을 선발하여 800,000원의 장려금을 포

상 하고 있음.

● 본학과에서는 해외 방문연구의 기회를 부여하기 위하여 소속 대학원생 중에서 선발된 우수 대학원생에게 본 학과

와 MOU가 책정되어 있는 해외 연구기관에 연수기회를 제공하여 주며 여기에는 항공운임을 포함한 여비 전액 및 체재

비 일부를 포함함. (본 사업팀 졸업자인 김진현, 김지연 학생이 이러한 제도의 수혜자로 2012년 3월-6월까지 3개월간 

독일 Ruhr Univ. at Bochum에서 방문 연구함)

● 본교의 대학원으로부터 학술대회 발표시 포스터 및 구두발표에 따라 각각 편당 60,000원 및 200,000원을 인센티브

로 지원받음.

● 본교 졸업생에 한하여  졸업시점에 SCI급 논문 발표에 근거하여 우수대학원생을 선발하며, 선발된 우수대학원생의 

경우 학위 수여식에서 총장 표창장과 700,000원 상당의 기념품으로 포상함. 지난 3년간 본 사업팀 졸업생 중 오정록, 

홍성표, 김지연 등 3명이 우수대학원생으로 선정된 바 있음.

● 또한, 본교에서는 해외 유수 대학/연구소/산업체의 방문을 희망할 경우 선발하여 모든 소요 경비를 학교가 부담하

는 "성곡글로벌 엠베서더" 프로그램을 운용하고 있으며, 이를 통해 해외 대학과의 인적, 학술적 교류를 지원하고 있

음.

● 다만 현 제도는 아래와 같은 한계점을 지니고 있어 본 사업을 이용, 이를 보완하고자 함.

- 정규 학과 세미나 시리즈의 지원이 미흡

- 대학원생 학술활동 지원 장학제도의 미흡

- 대학원생을 대상으로 한 인센티브제 미비

- 해외 대학과의 교류 미비에 의한 학술활동 유도 약함

 

(2) 학술/연구 활동 향상 지원 계획

● 본 사업팀에서는 연구업적 우수 대학원생을 대상으로 한 해외 우수기관 연수 및 학회 참여 경비지원를 지원하며 향

후 본교로부터 확보한 대응자금의 많은 부분을 대학원생의 다음 단계 진출 활성화 프로그램인 Pre-Doc. 과정에 할당하

여 연구활동 진흥을 추진함.  

● 본 사업팀의 사업비와 학교 대응자금 중 1,200만원을 대학원생과 신진연구인력 논문 발표 인센티브로, 2,000만원

을 국제학술대회 지원으로, 1,150만원을 국내여비와 학술활동 지원경비로 배정하여 학술 및 연구 활동을 지원할 계획

임. 

● 또한 학부생의 UROP 교육제도를 위한 교수사랑 장학금과 Matching이 될 수 있는 "대학원생 학술지원장학기금"을 조

성하고자 함.

● 독일 Bochum의 Ruhr 대학 및 일본 오사카 대학과의 시범 사례로 추진된 2012년 김지연, 김진현 학생의 교환학생 

및 연구제도를 확대 추진할 것이며, 이러한 국제기관과의 교류 및 국제 정규 학술대회를 계속 추진, 확대하고자 함.

● 본 학과에 매년 할당된 학과 연구 기자재 비용의 많은 부분을 Optoelectronic Chemistry 관련한 연구기자재 확충

에 활용할 계획임
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● 본 사업팀은 교내에 80 m2 이상의 공간을 "대학원생 지식/정보/아이디어 교류의 공간"으로 신규 배정, 활용하여 

본 사업팀 참여 연구원들 사이의 연구활동 시너지를 높이고자 함

● 참여 대학원생 연구결과의 해외발표 수월성을 확보하기 위하여 논문 및 초록 영어 교정 지원 프로그램을 본 학교 

차원에서 실시할 수 있도록 제도 개편을 시도하고자 함.
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3.3 우수 신진연구인력 확보 및 지원 계획

(1) 우수 신진연구인력 확보 계획

● BK21 플러스 사업비 3,000만원과 대학의 대응자금 3,000만원을 활용하여 2인의 신진연구인력을 확보할 계획임.

● 광전화학 관련 국내외 선진 연구그룹 출신의 신진연구인력을 확보하여 연구역량 강화 및 국제화 추진을 함께 도모 

할 것임.

● 해외 박사학위생 유치를 위한 숙소와 어학원 지원 등의 인프라를 구축하고 대학 대응자금을 이용, 4대보험 가입 

및 국내출장여비를 지급할 것임.

● 독일 Bochum의 Ruhr 대학과 일본 오사카 대학 등 MOU에 의거한 연구원 교류프로그램을 통한 신진연구인력 확보도 

추진할 것임: 본 참여 사업팀 출신의 대학원 졸업생을 MOU 체결 대학에 연구연수 및 진학을 기 추진하였고 상대 대학

으로부터 박사후 과정생 확보 추진 중임. 

 

(2) 신진연구인력의 연구활동 활성화 지원 계획

● BK21 플러스 사업비와 교내 대응자금 중 1,200만원을 신진연구 인력과 우수 대학원생의 논문 성과급으로 책정하였

음: 1년 단위로 기여도, 논문의 우수성 등을 평가하여 차등적인 성과급 지급 예정.

● 본 연구팀 참여교수들이 소속된 교내연구소의 예산을 활용하여 IF 10이상의 논문 실적에 한하여 1백만원의 인센티

브를 지원할 예정임.

● 전임교원에 한하여 적용되던 별도의 논문 인센티브 제도를 신진연구인력을 포함하여 적용하도록 학제 개편을 추진 

할 계획임: 논문 1편당 기여도 반영, 2백만원의 성과급.

 

(3) 신진연구인력의 연구활동 인프라 개선 계획

● 개인 전용 PC 및 본교 공동기기의 사용에 있어서 사전 교육 후  self-user로 지정.

● 신진연구인력 전용 연구 공간: 29.7m2의 연구실 공간 제공.
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4 교육의 국제화 전략

 

4.1 교육 인프라의 국제화 현황

<표 9> 교육 인프라의 국제화 현황

T_1_1:항목 T_1_2:구     분
T_1_3:최근 3년간 실적

T_1_6:전체기간 실적
T_2_3:2010년 T_2_4:2011년 T_2_5:2012년

T_3_1:외국어 강의

T_3_2:개설과목 수 D_3_3:1 D_3_4:4 D_3_5:3 D_3_6:8

T_4_2:외국어강의 수 D_4_3:0 D_4_4:0 D_4_5:0 D_4_6:0

T_5_2:비율 (%) D_5_3:0% D_5_4:0% D_5_5:0% D_5_6:0%

T_6_1:학위논문

T_6_2:사업팀 학과(부)

대학원생 학위논

문 수

D_6_3:4 D_6_4:7 D_6_5:3 D_6_6:14

T_7_2:대학원생 외국어

작성 학위논문 수
D_7_3:0 D_7_4:1 D_7_5:0 D_7_6:1

T_8_2:비율 (%) D_8_3:0% D_8_4:14.29% D_8_5:0% D_8_6:7.14%
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4.2 교육 프로그램의 국제화 현황 및 계획

(1) 대학원생 국제교류(해외 연구실 장기연수 및 공동연구 수행; 6개월 또는 1학기 이상)

● 현황: 해외 연구실 장기연수 및 공동연구 수행 없음.

● 계획: 기존의 대학원생 단기 해외 방문 연구를 활성화하고, 독일 Ruhr Univ. at Bochu 및 일본 오사카 대학과의 공

동연구의 추진을 확대 활성화 하여, BK21 플러스 사업 기간동안 1-2명/년의 장기연수/공동연구를 추진할 것임.

 

(2) 외국대학과의 복수학위제, 외국연구소 및 대학 인턴

● 현황: 외국대학과 복수학위제 및 외국연구소 인턴 없음

● 계획: 기존 MOU를 맺고 상호 연구자 교류를 추진하고 있는 독일 Ruhr Univ. at Bochum 및 일본 오사카 대학과 복

수 학위제를 추진하고자 함. 또한 본 사업팀 연구자와 공동연구를 수행하고 있는 뉴질랜드 Otago  Univ.와 대학 인턴 

제도를 실시하고, 캐나다 TRIUMPH 연구소와 Beam line 사용을 위한 대학 인턴 제도도 추진하고자 함 (TRIUMPH 인력 방

문 및 공동세미나를 본 학과 주관하에 2013년 10월 추진이 계획되어 있으며 beta-EPR을 이용한 나노구조 관련 연구 기

반 확대를 추진중임)

 

(3) 대학원생 단기(15일 이상) 해외연수, 방문 연구

● 현황: 2012년 본 사업팀 소속 기 졸업생인 김지연와 김진현 연구원은 독일 Ruhr Univ. at Bochum에 3개월간  해외 

방문연구 교류 기 추진하였음.

● 계획: 독일 Ruhr Univ. at Bochum 및 호주 Monash Univ.의 단기 방문연구를 1-3명/년으로 확대 추진하고자 함. 또

한 뉴질랜드 Otago University 대학과의 단기 방문연구를 추진할 계획임

   

(4) 해외석학 초빙 및 활용 계획

● 현황: 본 학과에서는 대학원 국제화의 일환으로 무기화학 분야에서 2010년~ 2012년까지 Prof. Daniel Dangadri 해

외석학을 본 학과 전임교원으로 초빙하여 공동연구 추진 및 외국어 강의 등을 진행하여 왔음.

● 계획: (1) BK21 플러스 사업의 시작 시점인 2013년부터는 Optoelectronic chemistry 관련 분야에서 해외석학을 본 

학과의 전임교수로 초빙하여, 대학원 교육 및 연구분야에서 국제화 추진을 계획하고 있음. (2) 광전화학 분야 연구 년

의 해외석학을 특임 및 겸임교수로 유치하여 교육 및 연구의 국제화에 활용하고자 함.

 

(5) 교육 인프라(외국어 강의, 외국인 전임교수, 외국인 학생, 학위논문 외국어 작성 비율) 향상 계획

● 현황:  (1) 2010년에서 2012년 사이 본 학과에서 외국어강의 과목수는 약 7건으로 매우 높음. 다만 사업팀 참여 교

수의 외국어 강의 비율은 안식년, 신임교원 및 타 중요 학부과목 담당 등의 사유로 높지 않게 나타남. (2) 외국인 전

임교수가 평가기간인 2010년에서 2012년까지 본 학과의 전임교원으로 재직하여 교육의 국제화에 많은 기여를 하고 있

음. (3) 2013년 1학기 현재, 본 학과에는 7명의 외국인 대학원생이 수학하고 있으며, 이 중 본 사업팀 소속 대학원생

은 3명으로 우수하다고 판단됨. (4) 외국어로 작성된 학위논문은 현재 약 7%로 높지 않으나, 현재 사업팀 소속 외국

인 대학원생의 비율이 높아지고 있어 향후 높은 비율로 수직 상승이 예상됨.

● 계획:  (1) 최근 2년간 사업팀의 외국인 대학원생의 증가로 인하여 본 학과에서는 50%이상의 대학원 수업을 영어

로 강의하기로 내규로 지정하였음. 따라서 외국어 강의는 매우 높은 비율로 상승할 것으로 예측됨. (2) 광전화학 분

야 해외 연구인력의 본교 전임교원 초빙을 추진중에 있으며 안식년인 해외석학을 유치하여 강의 및 연구교류에 활용

을 추진하고 있음 (3) 본교 지원하에 해외 우수 연구 대학원생으로 몽골, 중국, 인도, 방글라데시, 필리핀에서의 외국

인 학생 유치를 추진하여 향후 본 사업팀의 외국인 학생 비율을 높이고자 함 (4) 2015년까지 본 사업팀은 외국어로 작

성된 학위논문을 50%이상의 비율로 상승시키고자 하며 대학원생의 국제화 및 해외방문연구의 활성화를 통하여 이를 추

진하고자 함.

 

(6) 우수 외국인 학생 유치 현황 및 계획

● 현황:  본 사업팀 장성연교수 연구팀에는 현재 3명의 외국인 학생이 활발히 교육 및 연구에 참여하고 있음. 

● 계획: 본교의"해외 우수연구인력 유치"제도를 적극적으로 활용하여 향후 본 사업팀 참여 외국인 대학원생의 비율

을 대폭 상승시키고자 함.
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5 사업팀의 연구비전 및 달성 전략

 

5.1 연구 역량 향상을 위한 비전

본 사업팀은 광전화학 (Optoelectronic chemistry)을 근간으로 하여 이와 관련된 주요 국가관심 산업분야들 (디스플레

이/조명, 에너지변환 소자)의 미래 원천기술 개발에 필요한 연구역량 확보를 주요한 사업의 목표로 삼고 있음. 연구역

량 강화를 위해 본 사업팀은 다음과 같은 연구역량 향상 비전을 제시함.

 

■ 광전화학의 기초이론 이해 강화

● 광전화학은 광자와 전자의 상호 에너지 전환 및 이동과 관련된 분자수준에서의 화학적 현상에 대해 보다 구체적/중

점적으로 다루는 화학분야를 일컬으며, 이에 대한 학문적 이해의 증진은 차세대 디스플레이/조명 분야와 태양전지를 

비롯한 신재생에너지 분야 등에서 선도적 원천기술 확보에 획기적으로 공헌할 것으로 기대됨.

● 그 동안 팀 내 그룹들의 개별적 연구를 통해, 차별된 기능성 신소재 개발, 소자성능 향상, 소자구조 최적화 등 소

자와 소재 중심의 여러 연구 성과를 이루었으며, 이로 인해 재료의 성질과 소자성능의 상관관계에서 많은 기술적 진보

가 있었음.

● 하지만, 차세대 디스플레이/태양전지 분야에 대한 관심은 급속히 증대되고 있고, 관련분야에 대한 기술적 주도권 

확보를 위해서는, 현재의 기술적 한계를 극복하는 신개념의 돌파기술이 요구됨.

● 본 사업에서는 광전화학적 관점에서, 빛과 전기, 광자와 전자 사이에서 발생하는 화학적 현상들의 기초 학문적 이

해 및 포괄적 심화 연구를 통해, 이론적 지식과 실험적 응용기술을 개별적/통합적으로 이해하는 연구역량을 함양하고

자 함.

 

■ 팀 구성원간 기초기술 공유를 통한 연구능력 강화

● 본 사업팀 구성원들은, 물리/유기/무기/나노/고분자 화학 분야에 근간을 둔 광전자 소재/소자들에 대해 다년간의 

풍부한 연구경험을 지니고 있으며, LED/OLED, 형광체, 유기태양전지, 염료감응형 태양전지 등의 분야에서 다양한 연

구 결과를 발표하였음.

● 그 동안의 연구들은 상당부분 해당 응용분야의 성능을 향상시킬 수 있는 소재/소자 개발 중심의 연구에 치중되어 

있고, 근본적 원리의 공유를 통한 새로운 접근방법의 시도가 미약했음.

● 분자수준에서의 광전화학 현상에 대한 이해를 통해 그동안 취약했던 기초연구 분야를 강화하고, 본 연구팀이 기 보

유한 다양한 나노소재 (무기, 유기, 고분자)기술을 적극 활용하여, 각 응용 소재별/소자별 요구되는 핵심기술들을 파

악하고, 이들 정보와 기술들에 대한 팀 구성원들간의 효율적인 공유시스템을 구축하여, 기존의 미해결 문제를 해결할 

수 있는 획기적 돌파기술을 발굴해 내고자 함. 

 

■ 원천 돌파기술의 소자응용 기술로의 진보

● 본 사업을 통해 고도화할 광전화학 기반의 기초기술력을 사업팀이 기 보유한 광전소자 기술과 접목하여, 원천돌파

기술이 적용된 소자로의 응용연구를 진행하고자 함. 

● 광전화학에 기반한 예측, 설계, 합성, 분석, 및 소자기술에 대한 연구를 통해, 디스플레이 및 차세대 태양전지 분

야에서 독창적인 신소재/소자 원천기술개발에 연구역량을 집중하여, 세계적 연구역량을 지닌 선도 그룹으로 도약하고

자 함.
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5.2 연구 추진 전략 및 방법의 우수성

본 사업팀은 광전화학 기반 기초기술력의 확보를 통해 차세대 디스플레이 및 태양전지 분야의 연구역량강화를 위한 다

음의 연구추진 전략을 가짐.

 

■ 광전변환 현상의 기본 메커니즘 연구

● 대표적 차세대 광전소자들 (LED/OLED, 유기태양전지, 양자점 태양전지)의 경우 빛과 전자의 상호변환에 의해 구동

되며, 그 소재 자체 또는 소자 구성방법 및 구조에 의해 상호 변환효율이 결정됨.

● 광자와 전자의 상호변환 과정에서는 다양한 손실 메커니즘이 존재하고, 이는 사용되는 광전소재 (photoelectronic 

materials)와 전극소재, 그리고 소자구성 방법에 따라 다양한 형태로 발생하게 되므로, 이들의 발생 메커니즘에 대한 

이해와 제어는 최종소자 성능을 결정하는 중요 요소임.

● 또한 광전소재 내의 변환손실 메커니즘에 대한 분자수준에서의 이해는 현재 많은 숙제들을 지니고 있으며, 다양한 

광전소재, 전자선택층 또는 전극층과의 계면에서 일어나는 손실 매커니즘의 근본원인 및 해결방법에 대한 연구가 매

우 시급히 요구되고 있음.

 

■ 차세대 박막태양전지 및 디스플레이 소재/소자 기술로의 적용

● 차세대 박막태양전지의 경우, 다양한 소재(유기, 양자점, 염료 등)의 분자레벨에서의 구조가 광흡수율에 미치는 주

요 영향 및 매커니즘을 연구하여, 고흡광계수를 지니는 분자구조 개발 연구를 함으로써 광자의 흡수효율을 높이는 기

술을 확보하며, 흡수된 광자가 전자로 전환시 전하분리 효율 및 재결합 확률에 미치는 근본 원인을 다양한 분석화학

적 방법과 계산화학적 방법을 이용하여 밝히는데 중점을 둠. 

● 뿐만 아니라, 광전소재 내의 전자의 이동과 더불어 광전소재와 전자이동(선택) 소재와의 계면에서 발생하는 손실 

매커니즘에 대한 계산 및 분석연구를 통해, 광자가 전자로 분리/변환되어 수송/포집까지의 일련의 과정에서 일어나는 

손실 매커니즘의 이해와 제어에 관한 연구를 분자레벨에서 수행하고자 함.

● 광전화학 기반의 차세대 LED 디스플레이와 조명의 경우, 전자와 정공의 이동과 계면에서의 손실 메커니즘에 대한 

이해, 전자-정공 쌍의 발광 천이에 관련된 dynamic 현상, 화학적, 물리적 영향인자를 분자수준에서 이해하고 제어할 

것이며, 이를 바탕으로 최고의 효율을 구현하기 위한 소재 합성 및 소자 제조 방법 연구를 통하여 차별화된 개념의 소

자에 대한 연구를 수행할 예정임.
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6 연구진의 구성

 

6.1 참여 연구진 구성의 우수성

 

6.1.1 연구 비전에 맞는 연구진 구성

(1) 사업팀장의 연구, 행정 역량 및 팀장직 수행의지

 

■ 사업팀장의 역량 및 주요 경력

● 주요 국가 연구개발사업 연구 책임자 및 심의위원 참여

- 과기부, 나노원천 기술 개발 사업 연구 책임자 (2005 ~ 2011)

- 차세대 디스플레이 프론티어 사업단 경쟁 과제 연구 책임자 (2009 ~ 2010)

- 광주 나노집적센터 장비도입 심위 위원회 위원 (2008 ~ 2009)

- 교과부, 중견 연구자 도약 연구과제 연구 책임자 (2011 ~ 현재) 

● 학술활동

- 정보디스플레이학회 형광체 연구회 총무간사 (2008 ~ 2009) 

- 정보디스플레이학회 Journal of Information Display Editorial member (2008 ~ 2010) 

- 정보디스플레이학회 형광체 연구회간사 (2010 ~ 2011)

- 정보디스플레이학회 형광체 연구회 회장 (2013 ~ 현재)

● 행정경력

- 국민대학교 생명나노화학과 학과장 (2008 ~ 2009)

- 국민대학교 연구 윤리위원회 위원 (2009 ~ 2011)

- 국민대학교 나노과학 기술 연구소 소장 (2006 ~ 2010, 2012 ~ 현재)

- 국민대학교 화학과 대학원 주임교수 (2011 ~현재)

- 국민대학교 공동실험기기센터 소장 (2012 ~ 현재)

● 수상

- 국민대학교 우수교원 표창 수상 (2009)

- 국민대학교 우수교수상 (2011)

- 교육과학기술부 산학협력유공자 장관표창 (2011)

● 산업체 및 산업화 경력

- 삼성 SDI 책임/수석연구원 (1993 ~ 2004)

- 삼성 SDI, 고효율 고콘트라스트 CRT 용 형광체 양산기술 개발 (1994 ~ 1998)

- 삼성 SDI, PDP 형광체 양산화 기술 개발 및 관련 특허상 수상 (1999 ~ 2002)

- 삼성 SDI, photonic crystal OLED 기술 개발 및 관련 특허상 수상 (2000 ~ 2004) 

 

■ 사업팀 발전의지

● 본 사업팀장은 지난 여러 해 동안 대형 국가 연구개발 사업에 참여하여 광전화학 및 나노 기술을 이용한 차세대 디

스플레이/조명 소자 연구를 수행하고 있으며 본 학과의 다른 광전화학, 기초화학 분야 연구실과도 협동 연구를 조성하

고 있음.

● 지금까지 광전화학 및 나노화학 분야에서 수행해 온 연구 성과들을 본 사업팀의 활동을 통하여 진일보시키고 화학

을 기반으로 한 광전화학 고도화 연구로 발전시킬 계획임.

● 디스플레이/조명 분야의 화학/소재/소자에 대한 화학적 경험과 전문성을 토대로 태양전지 등과 같은 다른 형태의 

광전소재/소자/화학 전문가와의 긴밀한 의사소통을 통하여 명실상부한 광전화학 기반 통합 연구를 수행하고 이를 통하

여 우수한 연구 인력이 배출되는 시스템 구축에 일익을 담당하고자 함.

■ 사업팀 운영계획



28 / 203

● 사업팀의 구성: 본 사업팀은 광전화학 이론 및 기술을 디스플레이, 조명, 태양전지 소자의 차별화 기술에 활용하

기 위한 시스템 구축 연구를 수행함으로써 광전화학 기반 통합 기술 분야의 우수 연구 인력을 양성할 계획임. 또한 이

를 위하여 디스플레이, 신재생에너지 등 국가 미래 성장동력 분야에 필요한 광전화학 원천기술력 및 문제해결 능력을 

갖춘 관련 분야의 통합형 인재를 양성하고, 광전화학을 중심으로 관련 학문 분야가 방사형 연계된 통합적 교육 프로그

램을 확립하며, 차세대 신재생에너지 및 디스플레이/조명 산업 핵심연구에 관련된 주요학문분야인 광전화학을 바탕으

로 창의적인 미래 원천기술 개발을 위한 연구 시스템을 확립할 예정임.

● 사업팀 연구 주제의 설정: 본 사업팀의 연구 분야인 광전화학 기반 기초 및 응용연구를 수행하기 위하여, 차세대 

디스플레이/조명 및 신재생에너지 분야에서 독창적인 신소재/소자 개발에 필요한 원천기술 확보를 위해 연구역량을 집

중할 것임.

● 사업팀 연구 분야의 상호연계성 구축: 본 사업팀의 연구는 광전화학 통합 기술 분야로  구성원들의 독창적 연구 분

야(유/무기 나노물질, 고분자, 양자점)와 경험을 융합하여, 상호 연계성을 극대화할 수 있도록 시스템을 구축하여, 새

로운 광전소재/소자에 대한 창의적 연구를 수행해 나갈 것이며, 다양한 해외 연구팀들 (영국, 독일, 미국, 호주, 프랑

스, 캐나다, 뉴질랜드 등)과의 협력 및 공동연구를 통해 연구역량의 국제화도 도약시킬 것임.

 

■ 사업팀장의 권한

● 예산상의 권한 및 지원

- 사업예산 편성 및 집행권 부여: 사업팀장은 전체 사업예산을 편성하며, 당해 사업예산은 BK21 플러스 사업추진조정 

위원회의 심의·조정과 관할청의 승인을 거쳐 사업팀장의 책임하에 집행함.

- 첨단학술장비의 우선 배정: BK21 플러스 사업팀에서 요구하는 학술장비에 대하여는 우선적으로 구입할 수 있는 체계

를 수립하고자 함.

● 인사상의 권한 및 지원

- "주임교수" 직위 부여: 사업팀장으로 하여금 대학원생의 배정 및 대학원 전공의 운영을 책임지는 대학원 전공 주임

교수를 겸하도록 함으로써 BK21 플러스 사업을 중심으로 한 대학원 운영이 가능하도록 제도화함.

- 사업수행 필요인력에 대한 인사권 부여: 사업진행에 필요한 인력 (BK 계약교원, Post Doc. 등)의 임용시 사업팀장

의 인사권을 대폭 인정하여 인력을 사업팀에서 선정할 수 있도록 함. 사업팀장이 선정한 인력이 사업지침에 부합되는

가 등을 검토하기 위하여 사업팀장이 참여하는 BK 플러스 사업관련 교원인사위원회를 구성하고 본교의 교원지원팀에서

는 사업수행 필요인력의 임용과 관련된 모든 행정절차를 지원함.

● 학사운영상의 권한 및 지원

- 대학원생 증원시 우선적 배정: BK21 플러스 사업의 수행을 위해 대학원생의 증원이 필요하다고 판단할 경우, 해당단

(팀) 소속 대학 및 학부에 대학원생의 정원을 우선적으로 배정함. 특히 본교는 학과별ㆍ전공별 정원이 없고, 대학원 

전체의 정원을 가지고 운영하기 때문에 필요시 학과별ㆍ전공별로 입학정원을 유연하게 운영 할 수 있음.

- 대학원 연구조교(Research Assistant)의 추가 배정: BK21 플러스 사업의 효과적 수행을 위하여 연구조교의 증원이 

필요하다고 판단할 경우, 연구조교를 추가적으로 배정함. 현재 연구조교는 대학원 학과별ㆍ전공별 신입생 및 전임교원

의 수에 비례하여 배정되고 있으나, BK21 플러스 사업을 수행하는 대학원 전공 단위에 대하여는 일정한 배수의 가중치

를 인정함.

- 강의 배정시의 예외 인정: BK21 플러스 사업 성격에 적합하도록 각 사업팀장이 원할 경우 대학원 수업 위주의 강의 

배정을 하도록 하며, 동 내용은 사업 참여교수에게도 적용함.

 

(2) 사업팀 연구원 구성의 우수성

 

본 사업팀 구성원 3인의 최근 3년간 SCI 논문 발표 수는 총 63편으로, 사업팀 구성요건을 충족함. 그 중 사업팀 구성

원간, 또는 다른 연구기관과의 공동연구가 74.6 %이고, 본 사업팀 구성원의 교신저자 비율이 71.4%로 연구협력과 교류

도 중시하면서 독자적이고 주도적인 연구수행 역량도 갖추고 있음을 보여줌.

 

■ 사업 연구비전 달성을 위한 참여 연구진의 구성

● 사업팀장인 도영락 교수의 경우, 형광체, 양자점, 광결정, 무기계 반도체 물질을 비롯한 무기계 광전물질의 개발

과 이를 이용한 LED 디스플레이소자 및 조명기술에 대한 연구를 다년간 수행하였으며, 최근 3년간 관련분야 주요 SCI 

저널에 32편의 논문을 발표하였음. 발광소재의 발광 메커니즘, 광결정 소재의 광 제어 메커니즘, LED 소재/소자 관련 
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응용 및 사업화 지식을 바탕으로, 본 사업에서는 전자의 광자변환의 기본 메커니즘, 무기계 나노신소재 개발에 대한 

연구와 새로운 개념의 디스플레이/조명 소자의 응용연구를 수행함.

● 참여연구원 임상규 교수의 경우, 유기박막, 유기분자의 자기조립 거동, 유/무기 나노구조체 제조, 유기박막태양전

지 분야의 연구를 다년간 수행하였으며, 최근 3년간 관련분야 주요 SCI 저널에 13 편의 논문을 발표하였음. 본 사업에

서는 다양한 유/무기 화학물질들의 박막표면/계면에서의 광전현상(거동) 매커니즘, 분자 구조와 배열에 따른 분자간 

인력 및 에너지 변화 계산, 박막 성장 거동 전산모사 등 박막의 성장과 이를 이용한 광전소자의 효율향상 응용연구 

및 이론적 근거 제시 연구를 수행함.

● 참여연구원 장성연 교수의 경우, 유기/고분자/금속산화물의 나노신소재합성 및 이들을 이용한 유기태양전지, 염료 

감응형 태양전지, 양자점 태양전지 분야에 대한 연구를 다년간 수행하여 최근 3년간 관련분야 주요 SCI 저널에 18편

의 논문을 발표하였음. 다양한 광전소재와 태양전지 관련 지식을 바탕으로, 본 사업에서는 광자로부터 전자변환에 대

한 기본 매커니즘 및 주요 손실요인 분석/해석에 대한 연구와 유기박막태양전지 및 양자점 박막태양전지에 대한 응용

연구를 수행함. 광자로부터 전자로의 변환의 경우, 광전소재의 흡광성질, 전하로의 변환/분리의 효율, 전자의 수송/포

집 능력 등이 핵심요소이며, 분자레벨에서의 기본 매커니즘을 다양한 분석방법을 통해 소재별로 파악하고, 이들의 제

어기술을 발전시키는 연구를 수행함.

● 본 연구팀 구성원들은 위에 언급된, 독창적 개별 연구 분야(유/무기 나노물질, 고분자, 양자점)의 경험을 서로 공

유/융합하고, 상호 연계성을 극대화하여, 새로운 광전소재/소자에 대한 창의적 연구를 수행해 나갈 것이며, 보유하고 

있는 다양한 해외 연구팀들 (영국, 독일, 미국, 호주, 프랑스, 캐나다, 뉴질랜드 등)과의 네트워크를 활용, 다양한 공

동연구를 통한 연구역량 향상을 이루어갈 것임.
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7 연구의 국제화 현황 및 계획

 

7.1 참여교수의 국제화 현황 (최근 3년)

 

7.1.1 국제적 학술활동 참여 실적

(1) 국제학회/학술대회 활동

■ 본 사업팀 참여교수 3인은 최근 3년간 국제학술대회에서 아래와 같이 2건의 초청강연과 2건의 좌장 실적을 가지고 

있음. 참여 학술대회 모두 태양전지와 기능성 전자재료에 관한 학회로 본 사업팀의 연구비전과 관련된 국제적 학술활

동을 활발히 수행하고 있음을 보여 줌.

● "Analysis of Molecular Thin Films and Its Application to Small-Molecule Organic Solar Cells", Sanggyu Yim, 

Invited talk, The 3rd International Symposiumon Rare Earth Resource Utilization (ISRERU-3) and The 3rd 

Special Symposium on Advances in Functional Materials (AFM-3), 9-12 Dec. 2012, Changchun, China.

● "Fabrication of Organic Solar Cells using Electrodynamic Methods", Sung-Yeon Jang, Invited talk, The 2nd 

International Conference on Electrospinning 2012,5 / 29-6 / 12012, Jeju, Korea.

● Sanggyu Yim, Chairman in Invited talk session (11 Dec. 2012), The 3rd International Symposium on Rare 

Earth Resource Utilization (ISRERU-3) and The 3rd Special Symposium on Advances in Functional Materials (AFM-

3), 9-12 Dec. 2012, Changchun, China.

● Sung-Yeon Jang, Chairman in the talk session (2010), 18th International conference on photochemical 

conversion and storage of solar energy 25-30 July 2010, Seoul, Korea 

■ 또한 한국에서 개최된 기능성 소재 관련 2건의 국제학술대회 준비에 organizing committee member로 참여하였음.

● Sanggyu Yim, Organizing Committee member, 2011 International Forum on Functional Materials and The 2nd 

Special Symposium on Advances in Functional Materials (IFFM2011&AFM-2), 28-31 July 2011, Jeju, Korea. (9개국, 

21개 Plenary & Invited talk)

● Sanggyu Yim, Organizing Committee member, 2013 International Forum on Functional Materials (IFFM 2013), 27-

29 June 2013, Jeju, Korea.

 

(2) 국제 학술지 관련 활동

■ 본 사업팀 참여교수 3인은 최근 3년간 모두 67편의 SCI 논문 review를 수행하여, 일인당 연평균 7.4편 정도의 활발

한 국제학술지 review 활동에 참여하고 있음. 또한 review 논문 편수가 2010년 9편, 2011년 26편, 2012년 32편 등 해

마다 늘어나고 있어, 참여교수의 해당분야 학문적 위상이 점차 높아지고 있음을 보여줌.

● 2010년 ACS Applied Materials & Interface 등 9편

● 2011년 ACS Nano, Chemical Society Review 등 26편

● 2012년 Nature Photonics, Journal of the American Chemical Society 등 32편

 

7.1.2 국제적 연구활동 참여 실적
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(1) 국제 공동연구 논문 발표

■ 본 사업팀 참여교수 3인은 최근 3년간 아래와 같이 총 6편의 국제 공동연구 논문을 발표하였음. 발표된 논문의 공

동연구자는 University of Michigan, Monash University, MIT, University of Connecticut, Warwick University 등으

로 다양하고 폭넓은 국제 공동연구를 수행해 왔음. 

● Aaron Tan, Janakiraman Balachandran, Barry D. Dunietz, Sung-Yeon Jang, Vikram Gavini, Pramod 

Reddy* "Length dependence of frontier orbital alignment in aromatic molecular junctions " Appl. Phys. Lett. 

2012, 101, 243107.  (Collaboration with Prof. Pramod Reddy at U of Michigan, US)

● Aaron Tan, Janakiraman Balachandran, Seid Sadat, Vikram Gavini, Barry D. Dunietz, Sung-Yeon Jang,* Pramod 

Reddy* "Effect of Length and Contact Chemistry on the Electronic Structure and Thermoelectric Properties of 

Molecular Junctions" J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8838-8841. (Collaboration with Prof. Pramod Reddy at U of 

Michigan, US)

● Daesub Hwang, Seong Mu Jo, Dong Young Kim, Vanessa Armel, Douglas R. MacFarlane, Sung-Yeon Jang* "High 

Efficiency Solid-state Dye-sensitized Solar Cells Using Hierarchically Structured TiO2 Nanofibers", ACS Appl. 

Mater. & Interface. 2011, 3, 1521-1527. (Collaboration with Prof. Douglas MacFarlane at Monash University, 

Australia)

● Bong Gill Choi, HoSeok Park, Tae Jung Park, Joon-Sung Kim, Sung-Yeon Jang, Nam Su Heo, Sang Yup Lee, Jing 

Kong, Won Hi Hong* "Solution Chemistry of Self-Assembled GrapheneNanohybrids for High-Performance Flexible 

Biosensors" ACS Nano, 2010, 4, 2910-2918. (Collaboration with Prof. Jing Kong at MIT, US)

● Arvind Kumar, Michael A. Invernale, Sung-Yeon Jang, Gregory A. Sotzing* &#985170;Poly(terthiophene)s from 

Copolymer Precursors via Solid-state Oxidative Conversion&#985171; J. Polym. Sci. Part A. 2010, 48, 756. 

(Collaboration with Prof. Gregory Sotzing at U of Connecticut, US)

● Sanggyu Yim, Timothy S. Jones, "Growth dynamics of C60 thin films: Effect of molecular structure", Bull. 

Kor. Chem. Soc., 31, 2247 (2010). (Collaboration with prof. Tim Jones at Warwick University, UK)

 

(2) 기타 국제 활동

■ 기타 최근 3년간 아래와 같이 1건의 국제공동연구 과제와 1건의 국제교류과제를 수행하였음. 특히 뉴질랜드와의 태

양전지 분야 공동연구 과제의 경우, 이론 및 분석 분야에서 강점을 가지는 뉴질랜드 오타고 대학의 Gordon 교수 연구

팀과 재료 및 소자 분야에서 강점을 가지는 본 연구팀과의 공동연구 과제로서 수행중이며, 해당 광전화학 분야에서 시

너지 효과가 기대될 뿐더러 한국과 뉴질랜드간의 연구교류 거점 확보 차원에서도 중요한 역할을 수행하고 있음.

<국제 공동연구 과제>

● 연구과제명: 높은 흡광계수를 갖는 단분자 전자주개 재료의 개발 및 태양전지 응용연구

● 사업명/부처: 국가간협력기관조성사업 / 교육과학기술부

● 참여유형: 연구책임

● 사업기간: 2012. 05. 01 - 2014. 10. 31

● 상대국: 뉴질랜드

● 상대국 파트너/소속기관: Cerasela Stancu / Landcare Research

● 상대국연구책임자/소속기관: prof. Keith Gordon / University of Otago

<국제 교류 과제>

● 사업명/부처: 한-중 공동세미나개최사업 / 교육과학기술부

● 세미나명: 제 1회 나노 물질과 나노 기술 관련 충주-쑤저우 국제 워크숍

● 참여유형: 참여연구원

● 세미나기간: 2012. 07. 27 - 2012. 07. 29

● 상대국: 중국

● 상대국 공동연구책임자/소속기관: prof. Gui-Fu Zou / Soochow University 
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7.2 사업팀 비전에 맞는 국제화 전략 및 계획의 우수성

■ 국내외 선도 연구 집단과의 교류 및 공동연구는 광전화학을 근간으로 한 미래산업 원천기술 개발에 필요한 연구역

량 확보라는 본 사업팀의 연구비전 달성에 중요한 요소가 될 것임. 이에 따라 본 연구팀은 아래와 같은 여러 전략을 

통해 기존의 국제 교류/공동연구를 유지, 발전시켜 나감으로써 참여교수와 소속 대학원생의 국제화 역량을 강화하고 

사업팀의 연구비전 달성에 다가가고자 함.

■ 국제학술활동 참여 강화

● 본 사업팀 참여교수는 지난 3년간 각 2건의 국제학술대회 초청발표, 좌장, 학술대회 준비위원 활동 실적을 가지고 

있음. 

● BK21 플러스 기간 동안 위와 같은 국제 학술활동에 보다 적극적으로 참여함으로써 선진 연구집단과의 교류 및 소통

을 강화하고자 함. 특히 여러 관련 국제학회 중 본 사업팀의 광전화학 기반 미래기술 개발 비전에 맞는 학회들을 다

시 list-up하고, 대회 주최측과 긴밀히 연락하여 참여 기회를 확대하고 참여후 성과를 극대화하고자 함.

● 지난 3년간 본 사업팀의 국제학술지 편집위원이나 저술활동 실적이 부족하였므로 이에 대한 실적 강화를 위해서도 

또한 노력할 것임. 최근 본 사업팀 참여교수 1인이 국내 학회지의 SCI(E) 진입을 위한 편집위원회에 참여 중임. 이와 

같이 광전화학 관련한 국제학술지에 대해 신생 또는 진입 단계에서부터의 참여도 계속해서 모색해 볼 것임.

■ 국제 공동 연구/교류 확대

● 본 사업팀 참여교수는 지난 3년간 6편의 국제공동연구 논문 발표 실적이 있음. 이 국제 공동연구의 상대 연구팀과 

계속적으로 긴밀한 관계를 유지하며 공동연구를 확대해 나갈 것임. 6편의 실적 달성을 함께 한 5개의 외국 기관을 포

함하여 현재 영국, 독일, 미국, 호주, 프랑스, 캐나다, 뉴질랜드 등 다양한 외국 공동연구 루트를 가지고 있으며, 이

에 따라 공동연구 확대가 충분히 가능할 것으로 판단됨. 이들과의 공동연구 파트너쉽을 통한 협업연구를 통하여 광전

화학 연구의 심도를 증가시키고, 광전화학 분야의 패러다임을 바꿀 수 있는 원천 소재/소자들의 기술 개발과 획기적 

성능 개선을 추진하고자 함. 

● 또한 현재 본 사업팀 참여교수진이 수행하고 있는 국제 공동연구 및 국제교류 과제를 계속적으로 활용하여 새로운 

공동연구 결과물들을 만들어 낼 것임.

● BK21 플러스의 교내 대응자금을 이용하여 광전화학 분야에서 선도적 연구를 하고 있는 연구 집단의 신진인력 초빙

을 모색할 것임. 이러한 신진인력의 효과적인 활용은 본 사업팀 연구의 국제화와 함께 신진인력이 소속되어 있던 연구

그룹과의 교류/공동연구 확대를 가져오는 계기가 될 수 있을 것임.

■ 국제화 교육 강화를 통한 글로벌 역량 강화

● 현재 본 사업팀 소속학과는 독일 Bochum의 Ruhr 대학과 인적교류에 관한 MOU를 맺고 있는 바, 지난해 2명의 사업

팀 교수 연구실 소속 대학원생의 3개월 단기 연수를 시행하여 큰 성과를 거둔 바 있음. 이와 같이 과차원 또는 학교차

원에서 MOU를 맺고 있는 외국 연구기관 중 본 사업팀의 연구역량 강화에 도움이 될 수 있는 기관을 파악하여 상호교

류 및 연수를 적극적으로 확대해 나갈 것임. 

● 지난 3년간 본 사업팀 소속 대학원생은 아래와 같이 2건의 국제학술대회 발표실적을 가지고 있음.

- "Study on the silicate amber phosphors for monochromatic phosphor-converted LED capped with a long-wave 

pass filter (LWPF)". 오정록, 오지혜. The 9th International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies(PAC RIM9) 

(호주, 2011.07)

- Effects of 2D SiO2 and SiNx photonic crystal on extracted light from Y3Al5O12:Ce3+ ceramic plate phosphor. 

박후근, 오정록. SPIE(the international society for optics and photonics) (미국, 2012.01)

● BK21 플러스 사업기간 동안 일정 수준에 도달하는 대학원생에게 해외학술대회 참가 기회를 제공하여 연구의 질적 

향상을 독려하고, 해당 학술대회 참가 및 발표를 통하여 국제적 연구 안목과 소통 능력을 배양할 수 있도록 할 것임.

● 또한 본 사업 관련 교과목의 외국어 강의 비율과 학위 영어논문 작성 비율 50% 이상을 달성함으로써 소속 대학원생

의 국제화 의식 및 역량 강화를 위해 힘쓸 것임.
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8 참여교수 연구역량

 

8.1 연구비 (최근 3년)

<표 10> 최근 3년간 참여교수 1인당 정부, 산업체, 해외기관 등 연구비 수주 실적 (단위 : 천원)

T_1_1:항목
T_1_2:수주액

T_2_2:2010년 T_2_3:2011년 T_2_4:2012년 T_2_5:전체기간 실적

T_3_1:정부 연구비 수주총

입금액
D_3_2:486,298 D_3_3:599,025 D_3_4:780,358 D_3_5:1,865,681

T_4_1:산업체(국내) 연구

비 수주총 입금액
D_4_2:8,000 D_4_3:67,000 D_4_4:70,000 D_4_5:145,000

T_5_1:해외기관 연구비 수

주 총 환산입금액
D_5_2:- D_5_3:- D_5_4:- D_5_5:-

T_6_1:1인당 총 연구비 수

주액
D_6_2:164,766 D_6_3:222,008 D_6_4:283,452 D_6_5:670,227

T_7_1:참여교수 수 D_7_5:3
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8.2 논문

 

8.2.1 참여교수 1인당 국제저명학술지(SCI, SCIE, SSCI, A&HCI)  환산 논문 편수

<표 11> 참여교수 1인당 논문 환산 편수 실적

T_1_1:구 분
T_1_2:최근 3년간 실적

T_1_5:전체기간 실적
T_2_2:2010년 T_2_3:2011년 T_2_4:2012년

T_3_1:논문 총 건수 D_3_2:17 D_3_3:25 D_3_4:21 D_3_5:63

T_4_1:1인당 논문 건수 D_4_2:5.6666 D_4_3:8.3333 D_4_4:7 D_4_5:21

T_5_1:논문 총 환산 편수 D_5_2:4.6669 D_5_3:7.3803 D_5_4:6.4912 D_5_5:18.5384

T_6_1:1인당 논문 환산편

수
D_6_2:1.5556 D_6_3:2.4601 D_6_4:2.1637 D_6_5:6.1794

T_7_1:참여교수 수 D_7_5:3

 

8.2.2 참여교수 1인당 SCI, SCIE (SSCI 포함) 논문의 환산 보정 IF

<표 12> 최근 3년간 참여교수 1인당 SCI, SCIE (SSCI 포함) 논문의 환산 보정 IF

T_1_1:구 분
T_1_2:최근 3년간 실적

T_1_5:전체기간 실적
T_2_2:2010년 T_2_3:2011년 T_2_4:2012년

T_3_1:총 환산편수 D_3_2:4.6669 D_3_3:7.3803 D_3_4:6.0912 D_3_5:18.1384

T_4_1:총 환산보정IF D_4_2:2.95544 D_4_3:4.49372 D_4_4:4.01974 D_4_5:11.4689

T_5_1:환산 논문 1편당 환

산보정IF
D_5_2:0.63327 D_5_3:0.60888 D_5_4:0.65992 D_5_5:0.63229

T_6_1:1인당 환산보정 IF D_6_2:0.98514 D_6_3:1.4979 D_6_4:1.33991 D_6_5:3.82296

T_7_1:참여교수 수 D_7_5:3

 

8.2.3 사업팀 참여 교수 논문의 우수성

<표 13> 참여교수 1인당 논문의 환산 보정 Eigenfactor Score와 환산 보정 IF

T_1_1:구 분
T_1_3:최근 3년간 실적

T_1_6:전체기간 실적
T_2_3:2010년 T_2_4:2011년 T_2_5:2012년

T_3_1:Eigenfactor

Score

T_3_2:총 환산편수 D_3_3:4.6669 D_3_4:7.3803 D_3_5:6.0912 D_3_6:18.1384

T_4_2:총 환산보정ES D_4_3:7.13801 D_4_4:14.41183 D_4_5:8.95031 D_4_6:30.50015

T_5_2:환산 논문 1편당

환산보정 ES
D_5_3:1.52949 D_5_4:1.95274 D_5_5:1.46938 D_5_6:1.68152
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T_3_1:Eigenfactor

Score

T_6_2:1인당 환산보정

ES
D_6_3:2.37933 D_6_4:4.80394 D_6_5:2.98343 D_6_6:10.16671

T_7_1:Impact Factor

T_7_2:총 환산편수 D_7_3:4.6669 D_7_4:7.3803 D_7_5:6.0912 D_7_6:18.1384

T_8_2:총 환산보정IF D_8_3:2.95544 D_8_4:4.49372 D_8_5:4.01974 D_8_6:11.4689

T_9_2:환산 논문 1편당

환산보정IF
D_9_3:0.63327 D_9_4:0.60888 D_9_5:0.65992 D_9_6:0.63229

T_10_2:1인당 환산보정

IF
D_10_3:0.98514 D_10_4:1.4979 D_10_5:1.33991 D_10_6:3.82296

T_11_1:참여교수 수 D_11_6:3

 

 1인당 환산 보정 ES(환산 논문 1편당 환산 보정 ES 포함) 또는 1인당 환산 보정 IF(환산 논

문 1편당 환산 보정 IF 포함)를 활용하여 사업팀 논문의 질적 우수성을 기술

■ 본 사업팀 참여교수 3인은 최근 3년간 총 논문 편수 63편과 1인당 환산보정 IF 3.82의 질적 성과를 달성하였음. 최

근 3년간 발표된 논문의 우수성은 다음과 같이 논문의 수나 IF, ES 점수 뿐만 아니라, 발표된 논문의 표지논문 채택이

나 타 저널에 의한 최신 경향란 소개, 그리고 Web of Science에 기준한 피인용 횟수에 의해서 확인됨.

■ 총 발표 논문 중 본 사업팀 구성원의 교신저자 비율은 71%로 독자적이고 주도적인 연구수행 역량을 갖추고 있음을 

보여줌.

■ 총 발표 논문 63편 중, IF 값이 해당 연구분야의 상위 20% 내에 해당하는 논문은 45편(총 논문 중 71%), ES 값이 

해당 연구분야의 상위 20% 내에 해당하는 논문은 44편(총 논문 중 70%)으로, 발표 논문의 질적 우수성과 연구역량이 

확인됨.

■ 발표 논문의 대중적 파급력은 사업팀 참여교수 주도 발표 논문(2010-2012년도)의 피인용 횟수에서도 확인할 수 있

음. Web of Science 발표 기준으로 50회 이상 인용된 논문으로는

● Graphene mode-lockers for fiber lasers functioned with evanescent field interaction (Appl. Phys. Lett. 96, 

051122 (2010), 68회 인용), 

● Water-soluble polyelectrolyte-grafted multiwalled carbon nanotube thin films for efficient counter 

electrode of dye-sensitized solar cells. (ACS Nano. 22, 3503 (2010) 71회 인용),

●  Solution Chemistry of Self-Assembled Graphene Nanohybrids for High-Performance Flexible Biosensors (ACS 

Nano. 4, 2910 (2010), 105회 인용) 등 3편이 있음.

■ Web of Science 인용 보고서에 의하면 팀 구성원들 전체가 2010년에서 2012년까지 3년간 발표한 63편 논문의 총 인

용횟수는 현재까지 520 회이고 년도별 인용횟수는 25 (2010년), 137(2011년), 229(2012년), 129(2013년 6월) 회로 증

가 추세에 있음.

■ 본 사업팀에 대한 Web of Science의 인용 보고서 결과는 본 연구팀이 발표한 연구 논문들이 양적으로 뿐만 아니라 

질적으로도 국제적 경쟁력을 가질 수 있는 아주 우수한 논문들이고 또한 본 연구팀의 연구 역량이 이미 국제적으로도 

경쟁력을 가질 수 있다는 것을 잘 보여주는 공신력 있는 결과물로 판단됨.

■ 본 사업팀 발표 논문의 연구 내용은 새로운 소재의 LED 개발, 나노 소재의 전극 개발, 태양전지 소재 개발 및 효

율 향상 등을 포괄하고 있어서, 본 사업팀의 교육/연구 주제인 광전화학 전반을 포괄하며 추후 7년간 심화된 교육/연

구 프로그램의 활용으로 괄목할 만한 시너지 효과가 예상됨.
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 사업팀 특성에 따라 <표13> 이외에 공신력 있는 논문 평가방법(예: SCOPUS의 SJR, SNIP, 

Google Scholar 등)을 활용하여 사업팀 논문의 질적 우수성을 객관적으로 기술

■ 팀 전체의 3년간 논문 h-index 값은 11로서 이는 11편의 논문이 11번이상의 인용횟수를 가지고 있다는 것을 의미하

며, 더불어 논문 편당 평균 인용 횟수는 8.25편으로 팀에서 3년간 발표한 논문들이 전체적으로 타 연구기관에서 수행

하고 있는 연구에 참고할 수 있는 수준의 우수한 논문을 꾸준히 발표하고 있음을 잘 보여주고 있음. 

■ 사업팀에서 발표된 논문의 우수성 및 독창성은 논문의 내용이 Cover article, hot issue, 혹은 과학 magazine에 소

개된 결과로 확인됨.

● 2010년 사업팀 참여교수의 발표 논문(Performance Optimization of Polymer Solar Cells Using Electrostatically 

Sprayed Photoactive Layers, Adv. Funct. Mater. 20, 3538, (2010))은 태양전지 기술에 관한 논문으로 그 성과를 인

정받아 동 저널의 inside cover로 선정.

● 2011년 발표 논문(Fabrication of wafer-scale polystyrene photonic crystal multilayers via the layer-by-

layer scooping transfer technique. J. Mater. Chem. 21(37), 14167 (2011))은 Photonic crystal 다층막 3차원 구조

의 깊이를 조절하면서, 대면적으로 만들 수 있는 기술로, 본 논문은 우수성을 인정받아 동 저널의 inside front-cover

로 선정되었고, 또한 본 논문지의 hot article, themed issue, focus on 등에 선정됨.

● 2012년 발표 논문(Highly-efficient, tunable green, phosphor-converted LEDs using a long-pass dichroic 

filter and a series of orthosilicate phosphors for tri-color white LEDs. Opt. Exp., 20(S1), A1 (2012))은 우수

한 효율의 LED 제작 기술에 대한 논문으로 연구 내용의 우수성을 인정받아 동 저널의 Energy Express (S1, 2012)로 선

정되고, NewsBreaks 

of Laser Focus World, 41, 14, (2011), LED Professional Review, 30, 46, (2012)등 관련 과학 잡지에 소개됨.

● 또 다른 2012년 발표 논문(Excellent color rendering indexes of multi-package white LEDs. 오지혜. Optics 

Express, 20, 20276-20285 (2012))은 백색 LED 제작 기술에 대한 연구로 NewsBreraks of Laser Focus World, 42, 48 

(2012), Large Display Report, 10, 25 (2012)등 관련 과학 잡지에 소개됨. 

■ 더욱 중요한 사실은 본 연구팀의 연구 실적 대부분이 국내에서 수행된 연구 결과를 토대로 발표한 것으로, 외국의 

우수 연구팀이 주도한 연구에 공동으로 참여하여 얻어진 연구 결과에 대한 높은 인용 횟수와는 질적으로 차별화 될 

수 있다고 판단됨.

 

8.2.4 사업팀 국제저명학술지 우수 논문 향상 계획

■ 2010-2012 기간 동안 본 사업팀의 연평균 논문 환산편수, 환산보정 IF, 환산보정 ES는 각각 6.18편, 3.82, 10.2

임. BK21 플러스 사업 수행 3년 후에는 년간 환산편수 8.0편, 환산보정 IF합 4.5, 환산보정 ES 11.5를 목표로 함. 또

한 사업 최종 7 년차 후에는 년간 환산편수 10편, 환산보정 IF 6, 환산보정 ES 12.5를 목표로 함. 총 7년차까지의 평

균 목표 증가율은 환산편수 62 %, 환산보정 IF 57%, 환산보정 ES 23%임.

 

■ 국제 저명학술지 우수논문 향상을 위해서는 우수한 연구인력/연구기자재 확충 및 핵심 연구분야 설정 등이 요구됨.

● 논문의 질적 향상을 위해서는, 박사과정 학생 및 신진연구인력의 추가확보가 필요함. 또한 확보된 박사과정 학생

의 경우, 응용 위주의 교육보다는 기초와 응용이 조화되어 있는 교육 과정이 필요함. 

● 유기/물리/분석/무기화학 등 기본 과정의 심화 교육과 고급광전화학/광전화학특론/전계발광화학 등의 응용 분야 교

육을 통한 대학원생 기본지식 함양을 도모할 것임. 또한 우수대학원생 유치를 위해 학부에서부터 UROP과정을 강화해

서 우수 학부생의 대학원 진출을 유도하고, Pre-Doc. 프로그램 등의 연구 환경 지원을 통해 자체 양성 석사 연구원의 

박사 진학을 유도할 것임.

■ 대학 본부의 전폭적인 재정 지원을 통해 광전화학 관련 분야의 대형 분석 장비 확보를 계획 중임. (2013년 하반기 

초고성능 FE-TEM, FE-SEM, NMR 등의 기기 확보 예정.)
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■ 사업팀의 우수한 연구성과를 기반으로 외부 연구비를 수주하여 연구 기본 기자재 및 재료를 확보할 것임. 최근 3년

간 사업팀의 연구비 연평균 수주액은 6.2억이며 연평균 증가율 37%로서, BK21 플러스 사업을 기반으로 추가적인 연구

비 수주가 예상됨.

■ 우수 논문 향상을 위한 핵심 요소는 우수한 박사 대학원생의 확보이며, BK21 플러스 사업를 통한 안정적인 인건비 

확보를 바탕으로 현재 3명인 박사 과정생을 최종 년차인 7년차에서는 18명까지 증원할 예정임.
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9 산학협력

 

9.1 특허 및 기술이전 실적

 

9.1.1 최근 3년간 참여교수 1인당 특허 등록 환산 건수

<표 14> 참여교수 특허 등록 실적

T_1_1:구 분
T_1_3:최근 3년간 실적

T_1_6:전체기간 실적
T_2_3:2010년 T_2_4:2011년 T_2_5:2012년

T_3_1:국내 특허
T_3_2:등록건수 D_3_3:7 D_3_4:11 D_3_5:10 D_3_6:28

T_4_2:등록 환산건수 D_4_3:4.2 D_4_4:4.8694 D_4_5:3.5593 D_4_6:12.6287

T_5_1:국제 특허
T_5_2:등록건수 D_5_3:0 D_5_4:2 D_5_5:2 D_5_6:4

T_6_2:등록 환산건수 D_6_3:- D_6_4:2.2222 D_6_5:0.9 D_6_6:3.1222

T_7_1:등록건수 합계 D_7_3:7 D_7_4:13 D_7_5:12 D_7_6:32

T_8_1:등록환산건수 합계 D_8_3:4.2 D_8_4:7.0916 D_8_5:4.4593 D_8_6:15.7509

T_9_1:참여교수 1인당 등록환산건수 D_9_3:1.4 D_9_4:2.3638 D_9_5:1.4864 D_9_6:5.2503

T_10_1:참여교수 수 D_10_6:3

 

9.1.2 최근 3년간 참여교수 1인당 기술이전 실적

<표 15> 참여교수 기술이전 실적 (단위 : 천원)

T_1_1:항목
T_1_3:최근 3년간 실적(천원)

T_1_6:전체기간 실적
T_2_3:2010년 T_2_4:2011년 T_2_5:2012년

T_3_1:특허 관련

T_3_2:기술료 수입액 D_3_3:- D_3_4:- D_3_5:- D_3_6:-

T_4_2:참여교수 1인당

수입액
D_4_3:0 D_4_4:0 D_4_5:0 D_4_6:0

T_5_1:특허 이외 산업

재산권 관련

T_5_2:기술료 수입액 D_5_3:- D_5_4:- D_5_5:- D_5_6:-

T_6_2:참여교수 1인당

수입액
D_6_3:0 D_6_4:0 D_6_5:0 D_6_6:0

T_7_1:지적재산권 관련

T_7_2:기술료 수입액 D_7_3:- D_7_4:- D_7_5:- D_7_6:-

T_8_2:참여교수 1인당

수입액
D_8_3:0 D_8_4:0 D_8_5:0 D_8_6:0

T_9_1:Know-how 관련

T_9_2:기술료 수입액 D_9_3:- D_9_4:- D_9_5:- D_9_6:-

T_10_2:참여교수 1인당

수입액
D_10_3:0 D_10_4:0 D_10_5:0 D_10_6:0
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T_11_1:기술이전 전체실

적

T_11_2:전체 기술료 수

입액
D_11_3:0 D_11_4:0 D_11_5:0 D_11_6:0

T_12_2:참여교수 1인당

수입액
D_12_3:0 D_12_4:0 D_12_5:0 D_12_6:0

T_13_1:참여교수 수 D_13_6:3
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9.2 산학협력 연구의 우수성 (전국단위)

■ 본 사업팀은 최근 3년간 국내 특허 28건, 국제 특허 4건을 등록함으로써 연구 기술의 산업화 가능성을 확인하였음.

■ 본 사업팀 소속 참여연구원들은 산업체 혹은 정부출연연구소에서 장기간 근무한 기반을 가지고 있고, 그간 꾸준한 

산학 협력 연구를 수행하였으며, 대표적인 성과를 아래에 기술함.

● PSI(주) 와 과거 7년간의 공동 연구를 통하여 다수의 공동특허를 출원하였으며, 그 중 광결정 필터를 이용한 단색 

LED 관련 기술 및 차별화된 단색 LED를 이용한 스마트 라이팅용 백색 LED 관련 기술 등 주요 특허 2건 중 1건은 국내 

등록 되었고, 현재 두건 모두 미국, EU 등의 국제 특허로 출원한 상태임. 장기간의 중소기업과의 과제 협력을 통하

여, 새로운 광 소재 개발 및 차별화된 형태의 LED 소자를 개발하였고, PSI(주)는 이 기술을 바탕으로 새로운 LED 조명

의 사업화를 모색 중이며, 비록 현재까지 기술 이전의 단계를 밟지는 않았지만 향후 PSI(주)가 사업화 할 경우 본 연

구팀이 보유한 공동 특허는 PSI(주)로 기술 이전될 예정임.  

● 삼성전자와 협력하여 새로운 color enhancement 소재

를 개발중임. Color-by-blue 기술을 이용한 디스플레이에서 기존의 백색 백라이트와 칼라필터를 대신하여 청색 백라이

트에 청색에 여기 되는 녹/적 유무기 형광 물질과 color selection 및 light enhancement를 위한 새로운 광학 구조 

및 소재를 개발함으로써 기존 칼라필터를 이용한 칼라구현 기술의 단점인 효율 저하 문제를 극복할 수 있는 기술 개발

을 연구중임.

■ 현 보유기술의 기술이전 가능성

● 현재 다양한 디스플레이, 조명에 관한 특허를 보유 중이며 그 중 나노구조 LED 소자를 이용한 신개념 LED 디스플레

이 개발은 이미 관련 특허 3건이 국내 등록되었고, 3건 모두 PCT 출원중이며, 이를 실현할 수 있는 자기조립 공정, 광

추출 극대화 메커니즘 및 신개념 LED 디스플레이/조명에 관련된 특허 3건이 출원 준비 중이며 향후 본 사업팀에서 진

행하는 광전화학 기반 연구를 통해서 고효율화를 달성할 경우 기존의 LCD 및 OLED 디스플레이에 경쟁할 수 있는 새로

운 광전소자의 원천 기술을 산업체에 기술이전 할 가능성이 높을 것으로 판단됨.

● 또한, 다양한 태양전지 관련 특허를 보유하고 있고, 이중 "태양전지용 전극의 제조방법 (THE FABRICATION METHOD 

OF ELECTRODE FOR SOLAR CELL, 국내특허)"의 경우, 유기태양전지의 양산관련 기술 특허로서, 상용화에 직접 적용될 

수 있는 기술이라, Roll-to-Roll 방식의 태양전지 생산을 하고자 하는 기업체로의 기술이전 가능성이 높음. 현재로서

는 공정 후의 효율저하 및 안정성 저하의 문제점이 있지만, 본 사업에서 계획하고 있는 광전화학 기반 연구를 통해 광

전변환 매커니즘을 파악하고 이를 통한 안정성 향상 기술이 추가적으로 개발된다면, 향후 기술이전의 가능성이 높아

질 수 있을 것으로 기대됨.

■ 본 사업팀은 산학 협력 및 기술 이전 가능성이 있는 관련 연구분야로, 나노구조체 LED를 이용한 고효율화 기술 및 

조명/디스플레이 응용기술, 고효율 태양전지용 광전신소재 기술, 에너지 저장/변환 하이브리드 소자 기술 등을 기대하

고 있으며, 이들 기술을 산업화 예비 기술로 특화할 예정임.

■ 본교 산학협력단은 본 사업에서 발생하는 특허비용에 대한 특별정책 (국내특허는 전액지원, 국외특허는 선별전액지

원)을 사업지원 정책으로 가지고 있으며, 본 사업팀은 해당정책을 적극 활용하여 많은 특허를 확보할 계획임.

■ 지적 재산권 교육을 강화하고 사업팀 참여 교수의 우수 특허 출원을 활성화하기 위해 특허 등록 시 우수 논문 발표

에 준하는 특별 인센티브 제공 예정.
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9.3 지역 특화 산학협력 연구의 우수성 (지역단위)
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9.4 산학간 인적 및 물적 교류

■ 본 사업팀 참여교수의 2010-2012년 산업체 연구비 수주 총 입금액은 1억4천5백만원으로 연평균 4천8백만원 이상의 

연구비를 산업체로부터 지원 받고 있음.

■ 산학연구 과제를 통해 산학 협력 연구에 참여한 대학원생 연구진은 2010년에 2개의 과제에 10명 (중복 포함), 2011

년과 2012년에는 각각 3명임.

■ 향후 7년간 BK21 플러스 사업을 통해 산학 협력 과제를 기반으로 한 석박사 대학원생의 공동연구 참여 및 산업체와

의 인적 교류 강화를 지향함. 또한 산학 공동 연구 관련 대학원생의 동일 혹은 동종 기업 취업 활동을 적극 장려할 예

정임.

■ 향후 대학원생 산학연수 프로그램을 마련하여 우수 대학원생의 산업체 현장 참여를 통해 광전화학 기반 응용 능력

을 심화하고, 취업 능력을 향상시키려 함.

■ 광전화학 분야 관련 특화기업들의 취업장려를 위해, 참여학생들을 본 사업팀 소속 교수가 회장으로 주관하는 한국

정보디스플레이 학회의 형광체 연구회에 매년 2회 이상 참석시켜 관련기업 취업 기회를 극대화할 예정임. 해당 연구

회 및 포럼에는 LG이노텍, 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이 등 8개의 주요 관련 기업체와 광기술연구소, 재료연구

소, 한국화학연구원, KIST 등 주요 정부출연연구원이 참여하고 있음. 

■ 산학 협력 분야의 성과를 이루기 위해서는 산업체의 기술 개발 요구를 파악하여야 하며 이를 위해,  BK21 플러스 

및 대학 대응자금의 지원을 받아 연 1회 이상 기업 기술부문 인력들과 기술 교류회 혹은 기술교류 세미나를 개최할 예

정임.

■ 자체 개발 기술의 우수성을 홍보하기 위해 연 1회 이상 대학 기술 홍보 성과 발표회 개최 혹은 참석 등 사업팀 참

여 교수들의 대외활동을 강화할 예정임.
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Ⅲ 사업비 집행 계획

 

1 사업비 집행 계획(1~7차년도) (단위 : 천원)

T_1_1:항목 T_1_2:1년차 T_1_3:2년차 T_1_4:3년차 T_1_5:4년차 T_1_6:5년차 T_1_7:6년차 T_1_8:7년차 T_1_9:계

T_2_1:대학원생

연구장학금
D_2_2:110,880 D_2_3:110,880 D_2_4:110,880 D_2_5:110,880 D_2_6:110,880 D_2_7:110,880 D_2_8:110,880 D_2_9:776,160

T_3_1:신진연구

인력 지원

비

D_3_2:30,000 D_3_3:30,000 D_3_4:30,000 D_3_5:30,000 D_3_6:30,000 D_3_7:30,000 D_3_8:30,000 D_3_9:210,000

T_4_1:국제화지

원비
D_4_2:22,000 D_4_3:22,000 D_4_4:22,000 D_4_5:22,000 D_4_6:22,000 D_4_7:22,000 D_4_8:22,000 D_4_9:154,000

T_5_1:사업팀 운

영비
D_5_2:52,720 D_5_3:52,720 D_5_4:52,720 D_5_5:52,720 D_5_6:52,720 D_5_7:52,720 D_5_8:52,720 D_5_9:369,040

T_6_1:간접비 D_6_2:4,400 D_6_3:4,400 D_6_4:4,400 D_6_5:4,400 D_6_6:4,400 D_6_7:4,400 D_6_8:4,400 D_6_9:30,800

T_7_1:합  계 D_7_2:220,000 D_7_3:220,000 D_7_4:220,000 D_7_5:220,000 D_7_6:220,000 D_7_7:220,000 D_7_8:220,000 D_7_9:1,540,000
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2 사업비 집행 세부 내역(1~3차년도)

 

 [1차년도] (2차년도 이후 동일 양식으로 기재)

 1) 대학원생 연구장학금 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:지원대상인원(A)
T_1_3:1인당 월지급액

(B)
T_1_4:지급개월수(C) T_1_5:산출액(A*B*C) T_1_6:비고

T_2_1:석사과정생 D_2_2:11.9 D_2_3:600,000 D_2_4:12 D_2_5:85,680,000 D_2_6:

T_3_1:박사과정생 D_3_2:2.1 D_3_3:1,000,000 D_3_4:12 D_3_5:25,200,000 D_3_6:

T_4_1:합계 D_4_2:14 D_4_3:X D_4_4:X D_4_5:110,880,000 D_4_6:X

 

 2) 신진연구인력 인건비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:지원대상인원(A) T_1_3:1인당 월지급액(B) T_1_4:지급개월수(C) T_1_5:산출액(A*B*C)

T_2_1:박사후 과정생 D_2_2:1 D_2_3:2,500,000 D_2_4:12 D_2_5:30,000,000

T_3_1:계약교수 D_3_2:0 D_3_3:0 D_3_4:0 D_3_5:0

T_4_1:합계 D_4_2:1 D_4_3:X D_4_4:X D_4_5:30,000,000

 

 3) 국제화 경비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:산출근거 T_1_3:금액

T_2_1:단기연수

D_2_2:■대학원생국제학술대회발표

-5,000,000(여비,항공권,학회등록비

)*4명=20,000,000

D_2_3:20,000,000

T_3_1:장기연수 D_3_2:- D_3_3:0

T_4_1:해외석학초빙

D_4_2:■해외연사초청

-2,000,000(해외연사초청비)*1명

=2,000,000

D_4_3:2,000,000

T_5_1:기타국제화활동 D_5_2:- D_5_3:0

T_6_1:합계 D_6_3:22,000,000

 

 4) 사업팀 운영비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:산출근거 T_1_3:금액

T_2_1:사업팀 전담직원 인건비

D_2_2:■사업팀 전담직원 인건비

-인건비(4대보험 포함)*1인

=16,800,000

D_2_3:16,800,000

T_3_1:성과급
D_3_2:■참여교수, 신진인력, 참여대학원

생 성과급
D_3_3:7,000,000
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T_3_1:성과급

- 참여교수 성과급; 1,000,000*3인

- 신진인력 성과급; 1,000,000*1인

- 대학원생 성과급; 500,000*6인

D_3_3:7,000,000

T_4_1:국내여비
D_4_2:■국내여비

-250,000*20회=5,000,000
D_4_3:5,000,000

T_5_1:학술활동지원비

D_5_2:■논문 게재료, 학회등록비, 전문가

초청 자문료, 도서 문헌 구입비

- 논문 게재료 1,000,000*2건

=2,000,000

- 학회 등록비 50,000*20회

=1,000,000

- 전문가 초청 자문료 300,000*10회

=3,000,000

- 도서 문헌 구입비=500,000

D_5_3:6,500,000

T_6_1:산업재산권 출원등록비

D_6_2:■산업재산권출원등록비

-특허 출원비용 2,500,000*1건

=2,500,000

D_6_3:2,500,000

T_7_1:일반수용비

D_7_2:■인쇄비, 우편료, 사무용품비

-보고서 인쇄비 외 기타 인쇄비;

820,000

-우편료;100,000

-사무용품비; 1,000,000

D_7_3:1,920,000

T_8_1:회의비

D_8_2:■회의비

-대학원생 회의 중 다과 및 회의 후

식대; 400,000*20회=8,000,000

D_8_3:8,000,000

T_9_1:각종 행사경비

D_9_2:■학회 개최 및 워크샵 지원

-학회 개최 지원; 2,000,000

-워크샵 지원(숙박, 세미나실 이용

료, 식대, 다과비용 등); 3,000,000

D_9_3:5,000,000

T_10_1:기타 D_10_2:- D_10_3:0

T_11_1:합계 D_11_3:52,720,000

 

 5) 간접비 (단위 : 원)

D_1_1:4,400,000원

 

 [2차년도]

 1) 대학원생 연구장학금 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:지원대상인원(A)
T_1_3:1인당 월지급액

(B)
T_1_4:지급개월수(C) T_1_5:산출액(A*B*C) T_1_6:비고

T_2_1:석사과정생 D_2_2:11.9 D_2_3:600,000 D_2_4:12 D_2_5:85,680,000 D_2_6:

T_3_1:박사과정생 D_3_2:2.1 D_3_3:1,000,000 D_3_4:12 D_3_5:25,200,000 D_3_6:

T_4_1:합계 D_4_2:14 D_4_3:X D_4_4:X D_4_5:110,880,000 D_4_6:X
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 2) 신진연구인력 인건비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:지원대상인원(A) T_1_3:1인당 월지급액(B) T_1_4:지급개월수(C) T_1_5:산출액(A*B*C)

T_2_1:박사후 과정생 D_2_2:1 D_2_3:2,500,000 D_2_4:12 D_2_5:30,000,000

T_3_1:계약교수 D_3_2:0 D_3_3:0 D_3_4:0 D_3_5:0

T_4_1:합계 D_4_2:1 D_4_3:X D_4_4:X D_4_5:30,000,000

 

 3) 국제화 경비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:산출근거 T_1_3:금액

T_2_1:단기연수

D_2_2:■대학워생 국제학술대회 발표 

 -5,000,000(여비, 항공권, 학회등록

비)*4명=20,000,000

D_2_3:20,000,000

T_3_1:장기연수 D_3_2:- D_3_3:0

T_4_1:해외석학초빙

D_4_2:■해외연사 초청 

 -2,000,000(해외연사초청비)*1명

=2,000,000

D_4_3:2,000,000

T_5_1:기타국제화활동 D_5_2:- D_5_3:0

T_6_1:합계 D_6_3:22,000,000

 

 4) 사업단 운영비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:산출근거 T_1_3:금액

T_2_1:사업팀 전담직원 인건비

D_2_2:■사업팀 전담직원 인건비

-인건비(4대보험 포함)*1인

=16,800,000

D_2_3:16,800,000

T_3_1:성과급

D_3_2:■참여교수, 신진인력, 참여대학원

생 성과급

- 참여교수 성과급; 1,000,000*3인

- 신진인력 성과급; 1,000,000*1인

- 대학원생 성과급; 500,000*6인

D_3_3:7,000,000

T_4_1:국내여비
D_4_2:■국내여비

-250,000*20회=5,000,000
D_4_3:5,000,000

T_5_1:학술활동지원비

D_5_2:■논문 게재료, 학회등록비, 전문가

초청 자문료, 도서 문헌 구입비

- 논문 게재료 1,000,000*2건

=2,000,000

- 학회 등록비 50,000*20회

=1,000,000

- 전문가 초청 자문료 300,000*10회

=3,000,000

- 도서 문헌 구입비=500,000

D_5_3:6,500,000
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T_6_1:산업재산권 출원등록비

D_6_2:■산업재산권출원등록비

-특허 출원비용 2,500,000*1건

=2,500,000

D_6_3:2,500,000

T_7_1:일반수용비

D_7_2:■인쇄비, 우편료, 사무용품비

-보고서 인쇄비 외 기타 인쇄비;

820,000

-우편료;100,000

-사무용품비; 1,000,000

D_7_3:1,920,000

T_8_1:회의비

D_8_2:■회의비

-대학원생 회의 중 다과 및 회의 후

식대; 400,000*20회=8,000,000

D_8_3:8,000,000

T_9_1:각종 행사경비

D_9_2:■학회 개최 및 워크샵 지원

-학회 개최 지원; 2,000,000

-워크샵 지원(숙박, 세미나실 이용

료, 식대, 다과비용 등); 3,000,000

D_9_3:5,000,000

T_10_1:기타 D_10_2:- D_10_3:0

T_11_1:합계 D_11_3:52,720,000

 

 5) 간접비 (단위 : 원)

D_1_1:4,400,000원

 

 [3차년도]

 1) 대학원생 연구장학금 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:지원대상인원(A)
T_1_3:1인당 월지급액

(B)
T_1_4:지급개월수(C) T_1_5:산출액(A*B*C) T_1_6:비고

T_2_1:석사과정생 D_2_2:11.9 D_2_3:600,000 D_2_4:12 D_2_5:85,680,000 D_2_6:

T_3_1:박사과정생 D_3_2:2.1 D_3_3:1,000,000 D_3_4:12 D_3_5:25,200,000 D_3_6:

T_4_1:합계 D_4_2:14 D_4_3:X D_4_4:X D_4_5:110,880,000 D_4_6:X

 

 2) 신진연구인력 인건비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:지원대상인원(A) T_1_3:1인당 월지급액(B) T_1_4:지급개월수(C) T_1_5:산출액(A*B*C)

T_2_1:박사후 과정생 D_2_2:1 D_2_3:2,500,000 D_2_4:12 D_2_5:30,000,000

T_3_1:계약교수 D_3_2:0 D_3_3:0 D_3_4:0 D_3_5:0

T_4_1:합계 D_4_2:1 D_4_3:X D_4_4:X D_4_5:30,000,000

 

 3) 국제화 경비 (단위 : 원)



48 / 203

T_1_1:구분 T_1_2:산출근거 T_1_3:금액

T_2_1:단기연수

D_2_2:■대학워생 국제학술대회 발표 

 -5,000,000(여비, 항공권, 학회등록

비)*4명=20,000,000

D_2_3:20,000,000

T_3_1:장기연수 D_3_2:- D_3_3:0

T_4_1:해외석학초빙

D_4_2:■해외연사 초청 

 -2,000,000(해외연사초청비)*1명

=2,000,000

D_4_3:2,000,000

T_5_1:기타국제화활동 D_5_2:- D_5_3:0

T_6_1:합계 D_6_3:22,000,000

 

 4) 사업단 운영비 (단위 : 원)

T_1_1:구분 T_1_2:산출근거 T_1_3:금액

T_2_1:사업팀 전담직원 인건비

D_2_2:■사업팀 전담직원 인건비

-인건비(4대보험 포함)*1인

=16,800,000

D_2_3:16,800,000

T_3_1:성과급

D_3_2:■참여교수, 신진인력, 참여대학원

생 성과급

- 참여교수 성과급; 1,000,000*3인

- 신진인력 성과급; 1,000,000*1인

- 대학원생 성과급; 500,000*6인

D_3_3:7,000,000

T_4_1:국내여비
D_4_2:■국내여비

-250,000*20회=5,000,000
D_4_3:5,000,000

T_5_1:학술활동지원비

D_5_2:■논문 게재료, 학회등록비, 전문가

초청 자문료, 도서 문헌 구입비

- 논문 게재료 1,000,000*2건

=2,000,000

- 학회 등록비 50,000*20회

=1,000,000

- 전문가 초청 자문료 300,000*10회

=3,000,000

- 도서 문헌 구입비=500,000

D_5_3:6,500,000

T_6_1:산업재산권 출원등록비

D_6_2:■산업재산권출원등록비

-특허 출원비용 2,500,000*1건

=2,500,000

D_6_3:2,500,000

T_7_1:일반수용비

D_7_2:■인쇄비, 우편료, 사무용품비

-보고서 인쇄비 외 기타 인쇄비;

820,000

-우편료;100,000

-사무용품비; 1,000,000

D_7_3:1,920,000

T_8_1:회의비

D_8_2:■회의비

-대학원생 회의 중 다과 및 회의 후

식대; 400,000*20회=8,000,000

D_8_3:8,000,000

T_9_1:각종 행사경비
D_9_2:■학회 개최 및 워크샵 지원

-학회 개최 지원; 2,000,000
D_9_3:5,000,000
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T_9_1:각종 행사경비
-워크샵 지원(숙박, 세미나실 이용

료, 식대, 다과비용 등); 3,000,000
D_9_3:5,000,000

T_10_1:기타 D_10_2:- D_10_3:0

T_11_1:합계 D_11_3:52,720,000

 

 5) 간접비 (단위 : 원)

D_1_1:4,400,000원
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Ⅰ 사업팀 현황

 

[첨부 1] 2013년도 사업팀 참여교수 현황

T_1_1:접수마감일
T_1_2:소속대학원

학과(부)

T_1_3:성명
T_1_5:직급 T_1_6:성별

T_1_7:연구자 등

록번호

T_1_8:연구실적 (

건)
T_1_9:신임/기존

T_1_10:임상/기초/

교육/분교/

기금

T_1_11:전임/겸임
T_1_12:외국인/내

국인
T_1_13:비고

T_2_3:한글 T_2_4:영문

D_1_1:20130621 D_1_2:화학과 D_1_3:도영락
D_1_4:Young Rag

Do
D_1_5:정교수 D_1_6:남 D_1_7:10084273 D_1_8:35건 D_1_9:기존 D_1_10:- D_1_11:전임 D_1_12:내국인 D_1_13:-

D_2_1:20130621 D_2_2:화학과 D_2_3:임상규
D_2_4:Sanggyu

Yim
D_2_5:부교수 D_2_6:남 D_2_7:10130123 D_2_8:13건 D_2_9:기존 D_2_10:- D_2_11:전임 D_2_12:내국인

D_2_13:연구년(‘

13.3.1~’

14.2.28)

D_3_1:20130621 D_3_2:화학과 D_3_3:장성연
D_3_4:Sung-Yeon

Jang
D_3_5:조교수 D_3_6:남 D_3_7:10141982 D_3_8:18건 D_3_9:신임 D_3_10:- D_3_11:전임 D_3_12:내국인 D_3_13:-

TT_1_1:전체 교수 수

(임상, 교육, 분교, 기

금 제외)

TT_1_3:전임 DD_1_5:3
TT_1_6:기존 교수

수

(임상, 교

육, 분교,

기금 제외)

TT_1_7:전임 DD_1_9:2
TT_1_10:신임 교수

수

(임상, 교

육, 분교,

기금 제외)

TT_1_11:전임 DD_1_13:1

TT_2_3:겸임 DD_2_5:0 TT_2_7:겸임 DD_2_9:0 TT_2_11:겸임 DD_2_13:0

TT_3_3:계 DD_3_5:3 TT_3_7:계 DD_3_9:2 TT_3_11:계 DD_3_13:1

TT_4_1:참여교수 평균 연구실적 DD_4_13:22

TT_5_1:전체 교수 수

(임상, 교육, 분교, 기

금 포함)

TT_5_3:전임 DD_5_5:3

TT_5_6:기존 교수

수

(임상, 교

육, 분교,

기금 포함)

TT_5_7:전임 DD_5_9:2

TT_5_10:신임 교수

수

(임상, 교

육, 분교,

기금 포함)

TT_5_11:전임 DD_5_13:1
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TT_5_1:전체 교수 수

(임상, 교육, 분교, 기

금 포함)

TT_6_3:겸임 DD_6_5:0

TT_5_6:기존 교수

수

(임상, 교

육, 분교,

기금 포함)

TT_6_7:겸임 DD_6_9:0

TT_5_10:신임 교수

수

(임상, 교

육, 분교,

기금 포함)

TT_6_11:겸임 DD_6_13:0

TT_7_3:계 DD_7_5:3 TT_7_7:계 DD_7_9:2 TT_7_11:계 DD_7_13:1

TT_8_1:의·치의학/한의학 분야 임상/교육/분교/기금 교수 수

TT_8_11:전임 DD_8_13:0

TT_9_11:겸임 DD_9_13:0

TT_10_11:계 DD_10_13:0
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[첨부 2] 2013년도 참여교수의 지도학생 현황

T_1_1:접수마감일
T_1_2:소속 대학원

학과(부)

T_1_3:성명

T_1_5:학번 T_1_6:성별 T_1_7:생년월일
T_1_8:지도 교수

성명

T_1_9:학위과정
T_1_11:사업 참여

여부
T_1_12:비고

T_2_3:한글 T_2_4:영문 T_2_9:과정
T_2_10:재학 학기

수

D_1_1:20130621 D_1_2:화학과 D_1_3:권혜민 D_1_4:Hyemin Kwon D_1_5:M2012047 D_1_6:여 D_1_7:19890822
D_1_8:도영락,임상

규
D_1_9:석사 D_1_10:3 D_1_11:참여 D_1_12:-

D_2_1:20130621 D_2_2:화학과 D_2_3:김민채
D_2_4:Min Chae

Kim
D_2_5:M2011064 D_2_6:여 D_2_7:19860728 D_2_8:도영락 D_2_9:석사 D_2_10:4 D_2_11:참여 D_2_12:-

D_3_1:20130621 D_3_2:화학과 D_3_3:김범진 D_3_4:Bumjin Kim D_3_5:M2013032 D_3_6:남 D_3_7:19881020 D_3_8:임상규 D_3_9:석사 D_3_10:1 D_3_11:참여 D_3_12:-

D_4_1:20130621 D_4_2:화학과
D_4_3:무하마드 샤

밈 알

D_4_4:Muhammad

Shamim Al

Mamun

D_4_5:M2013417 D_4_6:남 D_4_7:19871120 D_4_8:장성연 D_4_9:석사 D_4_10:1 D_4_11:참여 D_4_12:-

D_5_1:20130621 D_5_2:화학과 D_5_3:박다솜 D_5_4:Dasom Park D_5_5:M2012048 D_5_6:남 D_5_7:19870510
D_5_8:도영락,임상

규
D_5_9:석사 D_5_10:3 D_5_11:참여 D_5_12:-

D_6_1:20130621 D_6_2:화학과 D_6_3:양수지 D_6_4:Su Ji Yang D_6_5:M2013037 D_6_6:여 D_6_7:19891128 D_6_8:도영락 D_6_9:석사 D_6_10:1 D_6_11:참여 D_6_12:-

D_7_1:20130621 D_7_2:화학과 D_7_3:윤성웅
D_7_4:Seong Woong

Yoon
D_7_5:M2012057 D_7_6:남 D_7_7:19891125 D_7_8:도영락 D_7_9:석사 D_7_10:3 D_7_11:참여 D_7_12:-

D_8_1:20130621 D_8_2:화학과 D_8_3:윤희창
D_8_4:Hee Chang

Yoon
D_8_5:M2013038 D_8_6:남 D_8_7:19860508 D_8_8:도영락 D_8_9:석사 D_8_10:1 D_8_11:참여 D_8_12:-

D_9_1:20130621 D_9_2:화학과 D_9_3:이예지 D_9_4:Yeji Lee D_9_5:M2013034 D_9_6:여 D_9_7:19900609 D_9_8:장성연 D_9_9:석사 D_9_10:1 D_9_11:참여 D_9_12:-

D_10_1:20130621 D_10_2:화학과 D_10_3:이진호 D_10_4:Jinho Lee D_10_5:M2013033 D_10_6:남 D_10_7:19880201 D_10_8:임상규 D_10_9:석사 D_10_10:1 D_10_11:참여 D_10_12:-

D_11_1:20130621 D_11_2:화학과 D_11_3:정다희 D_11_4:Dahee Jung D_11_5:M2012526 D_11_6:여 D_11_7:19881104 D_11_8:장성연 D_11_9:석사 D_11_10:2 D_11_11:참여 D_11_12:-

D_12_1:20130621 D_12_2:화학과 D_12_3:조믿음 D_12_4:Mideum Cho D_12_5:M2012527 D_12_6:남 D_12_7:19860531 D_12_8:장성연 D_12_9:석사 D_12_10:2 D_12_11:참여 D_12_12:-

D_13_1:20130621 D_13_2:화학과 D_13_3:조영호
D_13_4:Young Ho

Cho
D_13_5:M2012525 D_13_6:남 D_13_7:19850517 D_13_8:임상규 D_13_9:석사 D_13_10:2 D_13_11:참여 D_13_12:-

D_14_1:20130621 D_14_2:화학과 D_14_3:주만석
D_14_4:Man-Seok

Joo
D_14_5:M2013036 D_14_6:남 D_14_7:19880801 D_14_8:장성연 D_14_9:석사 D_14_10:1 D_14_11:참여 D_14_12:-
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D_15_1:20130621 D_15_2:화학과 D_15_3:지코

D_15_4:Zico Alaia

Akbar

Junior

D_15_5:H2012401 D_15_6:남 D_15_7:19880515 D_15_8:장성연 D_15_9:석사 D_15_10:3 D_15_11:참여 D_15_12:-

D_16_1:20130621 D_16_2:화학과 D_16_3:현대희 D_16_4:Daehee Hyun D_16_5:M2013035 D_16_6:남 D_16_7:19881108 D_16_8:도영락 D_16_9:석사 D_16_10:1 D_16_11:참여 D_16_12:-

D_17_1:20130621 D_17_2:화학과 D_17_3:류일환 D_17_4:Ilhwan Ryu D_17_5:D2013021 D_17_6:남 D_17_7:19820916 D_17_8:임상규 D_17_9:박사 D_17_10:1 D_17_11:참여 D_17_12:-

D_18_1:20130621 D_18_2:화학과 D_18_3:박후근
D_18_4:Hoo Keun

Park
D_18_5:D2010035 D_18_6:남 D_18_7:19820119 D_18_8:도영락 D_18_9:박사 D_18_10:7 D_18_11:참여 D_18_12:-

D_19_1:20130621 D_19_2:화학과 D_19_3:오지혜 D_19_4:Ji Hye Oh D_19_5:D2011040 D_19_6:여 D_19_7:19851030 D_19_8:도영락 D_19_9:박사 D_19_10:5 D_19_11:참여 D_19_12:-

D_20_1:20130621 D_20_2:화학과
D_20_3:하피드 아코

마

D_20_4:Havid Aqoma

Khoiruddin
D_20_5:H2013402 D_20_6:남 D_20_7:19910328 D_20_8:장성연 D_20_9:석박사통합 D_20_10:1 D_20_11:참여 D_20_12:-

TT_1_1:전체 대학원생 수(명)

TT_1_3:석사 DD_1_4:16명

TT_1_5:참여 대학원생 수(명)

TT_1_7:석사 DD_1_8:16명

TT_1_9:참여비율(%)

TT_1_11:석사 DD_1_12:100%

TT_2_3:박사 DD_2_4:3명 TT_2_7:박사 DD_2_8:3명 TT_2_11:박사 DD_2_12:100%

TT_3_3:석박사통합 DD_3_4:1명 TT_3_7:석박사통합 DD_3_8:1명 TT_3_11:석박사통합 DD_3_12:100%

TT_4_3:계 DD_4_4:20명 TT_4_7:계 DD_4_8:20명 TT_4_11:계 DD_4_12:100%
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Ⅱ 부문별

 

[첨부 3] 최근 3년간 참여교수의 지도학생 확보 실적

T_1_1:연도 T_1_2:기준일자 T_1_3:연번
T_1_4:성명

T_1_6:학번 T_1_7:성별
T_1_8:외국인/내국

인

T_1_9:생년월일

(YYYYMMDD)

T_1_10:지도 교수 성

명
T_1_11:학위과정

T_2_4:한글 T_2_5:영문

D_1_1:2010년 D_1_2:4월1일 D_1_3:1 D_1_4:공혜진 D_1_5:Hyejin Gong D_1_6:M2010044 D_1_7:여 D_1_8:내국인 D_1_9:19860822 D_1_10:임상규 D_1_11:석사

D_2_1:2010년 D_2_2:4월1일 D_2_3:2 D_2_4:김지연 D_2_5:Jiyeon Kim D_2_6:M2010048 D_2_7:여 D_2_8:내국인 D_2_9:19870519
D_2_10:도영락, 윤성

호
D_2_11:석사

D_3_1:2010년 D_3_2:4월1일 D_3_3:3 D_3_4:김진현 D_3_5:Jinhyun Kim D_3_6:F2009001 D_3_7:남 D_3_8:내국인 D_3_9:19820525
D_3_10:박찬량,임상

규
D_3_11:석사

D_4_1:2010년 D_4_2:4월1일 D_4_3:4 D_4_4:류일환 D_4_5:Ilhwan Ryu D_4_6:M2010045 D_4_7:남 D_4_8:내국인 D_4_9:19820916 D_4_10:임상규 D_4_11:석사

D_5_1:2010년 D_5_2:4월1일 D_5_3:5 D_5_4:문정호 D_5_5:Jung Ho Moon D_5_6:M2009050 D_5_7:남 D_5_8:내국인 D_5_9:19860321 D_5_10:도영락 D_5_11:석사

D_6_1:2010년 D_6_2:4월1일 D_6_3:6 D_6_4:박병규
D_6_5:Byung Kyu

Park
D_6_6:M2010051 D_6_7:남 D_6_8:내국인 D_6_9:19840718 D_6_10:도영락 D_6_11:석사

D_7_1:2010년 D_7_2:4월1일 D_7_3:7 D_7_4:박재형
D_7_5:Jae Hyung

Park
D_7_6:M2009051 D_7_7:남 D_7_8:내국인 D_7_9:19830519 D_7_10:도영락 D_7_11:석사

D_8_1:2010년 D_8_2:4월1일 D_8_3:8 D_8_4:오지혜 D_8_5:Ji Hye Oh D_8_6:M2009046 D_8_7:여 D_8_8:내국인 D_8_9:19851030 D_8_10:도영락 D_8_11:석사

D_9_1:2010년 D_9_2:4월1일 D_9_3:9 D_9_4:홍다정 D_9_5:Dajung Hong D_9_6:F2009504 D_9_7:여 D_9_8:내국인 D_9_9:19850825 D_9_10:임상규 D_9_11:석사

D_10_1:2010년 D_10_2:4월1일 D_10_3:10 D_10_4:박후근
D_10_5:Hoo Keun

Park
D_10_6:D2010035 D_10_7:남 D_10_8:내국인 D_10_9:19820119 D_10_10:도영락 D_10_11:박사

D_11_1:2010년 D_11_2:4월1일 D_11_3:11 D_11_4:오정록 D_11_5:Jeong Rok Oh D_11_6:H2007008 D_11_7:남 D_11_8:내국인 D_11_9:19820207 D_11_10:도영락 D_11_11:석박사통합

D_12_1:2010년 D_12_2:10월1일 D_12_3:12 D_12_4:공혜진 D_12_5:Hyejin Gong D_12_6:M2010044 D_12_7:여 D_12_8:내국인 D_12_9:19860822 D_12_10:임상규 D_12_11:석사

D_13_1:2010년 D_13_2:10월1일 D_13_3:13 D_13_4:김지연 D_13_5:Jiyeon Kim D_13_6:M2010048 D_13_7:여 D_13_8:내국인 D_13_9:19870519
D_13_10:도영락, 윤성

호
D_13_11:석사
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D_14_1:2010년 D_14_2:10월1일 D_14_3:14 D_14_4:김진현 D_14_5:Jinhyun Kim D_14_6:F2009001 D_14_7:남 D_14_8:내국인 D_14_9:19820525
D_14_10:박찬량,임상

규
D_14_11:석사

D_15_1:2010년 D_15_2:10월1일 D_15_3:15 D_15_4:류일환 D_15_5:Ilhwan Ryu D_15_6:M2010045 D_15_7:남 D_15_8:내국인 D_15_9:19820916 D_15_10:임상규 D_15_11:석사

D_16_1:2010년 D_16_2:10월1일 D_16_3:16 D_16_4:문정호 D_16_5:Jung Ho Moon D_16_6:M2009050 D_16_7:남 D_16_8:내국인 D_16_9:19860321 D_16_10:도영락 D_16_11:석사

D_17_1:2010년 D_17_2:10월1일 D_17_3:17 D_17_4:박병규
D_17_5:Byung Kyu

Park
D_17_6:M2010051 D_17_7:남 D_17_8:내국인 D_17_9:19840718 D_17_10:도영락 D_17_11:석사

D_18_1:2010년 D_18_2:10월1일 D_18_3:18 D_18_4:박재형
D_18_5:Jae Hyung

Park
D_18_6:M2009051 D_18_7:남 D_18_8:내국인 D_18_9:19830519 D_18_10:도영락 D_18_11:석사

D_19_1:2010년 D_19_2:10월1일 D_19_3:19 D_19_4:오지혜 D_19_5:Ji Hye Oh D_19_6:M2009046 D_19_7:여 D_19_8:내국인 D_19_9:19851030 D_19_10:도영락 D_19_11:석사

D_20_1:2010년 D_20_2:10월1일 D_20_3:20 D_20_4:홍다정 D_20_5:Dajung Hong D_20_6:F2009504 D_20_7:여 D_20_8:내국인 D_20_9:19850825 D_20_10:임상규 D_20_11:석사

D_21_1:2010년 D_21_2:10월1일 D_21_3:21 D_21_4:박후근
D_21_5:Hoo Keun

Park
D_21_6:D2010035 D_21_7:남 D_21_8:내국인 D_21_9:19820119 D_21_10:도영락 D_21_11:박사

D_22_1:2010년 D_22_2:10월1일 D_22_3:22 D_22_4:오정록 D_22_5:Jeong Rok Oh D_22_6:H2007008 D_22_7:남 D_22_8:내국인 D_22_9:19820207 D_22_10:도영락 D_22_11:석박사통합

D_23_1:2011년 D_23_2:4월1일 D_23_3:23 D_23_4:공혜진 D_23_5:Hyejin Gong D_23_6:M2010044 D_23_7:여 D_23_8:내국인 D_23_9:19860822 D_23_10:임상규 D_23_11:석사

D_24_1:2011년 D_24_2:4월1일 D_24_3:24 D_24_4:김지연 D_24_5:Jiyeon Kim D_24_6:M2010048 D_24_7:여 D_24_8:내국인 D_24_9:19870519
D_24_10:도영락, 윤성

호
D_24_11:석사

D_25_1:2011년 D_25_2:4월1일 D_25_3:25 D_25_4:류일환 D_25_5:Ilhwan Ryu D_25_6:M2010045 D_25_7:남 D_25_8:내국인 D_25_9:19820916 D_25_10:임상규 D_25_11:석사

D_26_1:2011년 D_26_2:4월1일 D_26_3:26 D_26_4:박병규
D_26_5:Byung Kyu

Park
D_26_6:M2010051 D_26_7:남 D_26_8:내국인 D_26_9:19840718 D_26_10:도영락 D_26_11:석사

D_27_1:2011년 D_27_2:4월1일 D_27_3:27 D_27_4:한지영 D_27_5:Jiyoung Han D_27_6:M2011059 D_27_7:여 D_27_8:내국인 D_27_9:19881122 D_27_10:임상규 D_27_11:석사

D_28_1:2011년 D_28_2:4월1일 D_28_3:28 D_28_4:허일수 D_28_5:Ilsu Heo D_28_6:M2011060 D_28_7:남 D_28_8:내국인 D_28_9:19870227 D_28_10:임상규 D_28_11:석사

D_29_1:2011년 D_29_2:4월1일 D_29_3:29 D_29_4:홍다정 D_29_5:Dajung Hong D_29_6:F2009504 D_29_7:여 D_29_8:내국인 D_29_9:19850825 D_29_10:임상규 D_29_11:석사

D_30_1:2011년 D_30_2:4월1일 D_30_3:30 D_30_4:홍성표
D_30_5:Sung Pyo

Hong
D_30_6:H2011005 D_30_7:남 D_30_8:내국인 D_30_9:19870228 D_30_10:도영락 D_30_11:석사

D_31_1:2011년 D_31_2:4월1일 D_31_3:31 D_31_4:박동국
D_31_5:Dong Kook

Park
D_31_6:D2011036 D_31_7:남 D_31_8:내국인 D_31_9:19810110

D_31_10:도영락, 윤성

호
D_31_11:박사
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D_32_1:2011년 D_32_2:4월1일 D_32_3:32 D_32_4:박후근
D_32_5:Hoo Keun

Park
D_32_6:D2010035 D_32_7:남 D_32_8:내국인 D_32_9:19820119 D_32_10:도영락 D_32_11:박사

D_33_1:2011년 D_33_2:4월1일 D_33_3:33 D_33_4:오지혜 D_33_5:Ji Hye Oh D_33_6:D2011040 D_33_7:여 D_33_8:내국인 D_33_9:19851030 D_33_10:도영락 D_33_11:박사

D_34_1:2011년 D_34_2:4월1일 D_34_3:34 D_34_4:오정록 D_34_5:Jeong Rok Oh D_34_6:H2007008 D_34_7:남 D_34_8:내국인 D_34_9:19820207 D_34_10:도영락 D_34_11:석박사통합

D_35_1:2011년 D_35_2:10월1일 D_35_3:35 D_35_4:공혜진 D_35_5:Hyejin Gong D_35_6:M2010044 D_35_7:여 D_35_8:내국인 D_35_9:19860822 D_35_10:임상규 D_35_11:석사

D_36_1:2011년 D_36_2:10월1일 D_36_3:36 D_36_4:김지연 D_36_5:Jiyeon Kim D_36_6:M2010048 D_36_7:여 D_36_8:내국인 D_36_9:19870519
D_36_10:도영락, 윤성

호
D_36_11:석사

D_37_1:2011년 D_37_2:10월1일 D_37_3:37 D_37_4:류일환 D_37_5:Ilhwan Ryu D_37_6:M2010045 D_37_7:남 D_37_8:내국인 D_37_9:19820916 D_37_10:임상규 D_37_11:석사

D_38_1:2011년 D_38_2:10월1일 D_38_3:38 D_38_4:박병규
D_38_5:Byung Kyu

Park
D_38_6:M2010051 D_38_7:남 D_38_8:내국인 D_38_9:19840718 D_38_10:도영락 D_38_11:석사

D_39_1:2011년 D_39_2:10월1일 D_39_3:39 D_39_4:한지영 D_39_5:Jiyoung Han D_39_6:M2011059 D_39_7:여 D_39_8:내국인 D_39_9:19881122 D_39_10:임상규 D_39_11:석사

D_40_1:2011년 D_40_2:10월1일 D_40_3:40 D_40_4:허일수 D_40_5:Ilsu Heo D_40_6:M2011060 D_40_7:남 D_40_8:내국인 D_40_9:19870227 D_40_10:임상규 D_40_11:석사

D_41_1:2011년 D_41_2:10월1일 D_41_3:41 D_41_4:홍성표
D_41_5:Sung Pyo

Hong
D_41_6:H2011005 D_41_7:남 D_41_8:내국인 D_41_9:19870228 D_41_10:도영락 D_41_11:석사

D_42_1:2011년 D_42_2:10월1일 D_42_3:42 D_42_4:박동국
D_42_5:Dong Kook

Park
D_42_6:D2011036 D_42_7:남 D_42_8:내국인 D_42_9:19810110

D_42_10:도영락, 윤성

호
D_42_11:박사

D_43_1:2011년 D_43_2:10월1일 D_43_3:43 D_43_4:박후근
D_43_5:Hoo Keun

Park
D_43_6:D2010035 D_43_7:남 D_43_8:내국인 D_43_9:19820119 D_43_10:도영락 D_43_11:박사

D_44_1:2011년 D_44_2:10월1일 D_44_3:44 D_44_4:오지혜 D_44_5:Ji Hye Oh D_44_6:D2011040 D_44_7:여 D_44_8:내국인 D_44_9:19851030 D_44_10:도영락 D_44_11:박사

D_45_1:2011년 D_45_2:10월1일 D_45_3:45 D_45_4:오정록 D_45_5:Jeong Rok Oh D_45_6:H2007008 D_45_7:남 D_45_8:내국인 D_45_9:19820207 D_45_10:도영락 D_45_11:석박사통합

D_46_1:2012년 D_46_2:4월1일 D_46_3:46 D_46_4:권혜민 D_46_5:Hyemin Kwon D_46_6:M2012047 D_46_7:여 D_46_8:내국인 D_46_9:19890822
D_46_10:도영락,임상

규
D_46_11:석사

D_47_1:2012년 D_47_2:4월1일 D_47_3:47 D_47_4:김민채 D_47_5:Min Chae Kim D_47_6:M2011064 D_47_7:여 D_47_8:내국인 D_47_9:19860728 D_47_10:도영락 D_47_11:석사

D_48_1:2012년 D_48_2:4월1일 D_48_3:48 D_48_4:박다솜 D_48_5:Dasom Park D_48_6:M2012048 D_48_7:남 D_48_8:내국인 D_48_9:19870510
D_48_10:도영락,임상

규
D_48_11:석사

D_49_1:2012년 D_49_2:4월1일 D_49_3:49 D_49_4:윤성웅 D_49_5:Seong Woong D_49_6:M2012057 D_49_7:남 D_49_8:내국인 D_49_9:19891125 D_49_10:도영락 D_49_11:석사
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D_49_1:2012년 D_49_2:4월1일 D_49_3:49 D_49_4:윤성웅 Yoon D_49_6:M2012057 D_49_7:남 D_49_8:내국인 D_49_9:19891125 D_49_10:도영락 D_49_11:석사

D_50_1:2012년 D_50_2:4월1일 D_50_3:50 D_50_4:지코
D_50_5:Zico Alaia

Akbar Junior
D_50_6:H2012401 D_50_7:남 D_50_8:외국인 D_50_9:19880515 D_50_10:장성연 D_50_11:석사

D_51_1:2012년 D_51_2:4월1일 D_51_3:51 D_51_4:한지영 D_51_5:Jiyoung Han D_51_6:M2011059 D_51_7:여 D_51_8:내국인 D_51_9:19881122 D_51_10:임상규 D_51_11:석사

D_52_1:2012년 D_52_2:4월1일 D_52_3:52 D_52_4:허일수 D_52_5:Ilsu Heo D_52_6:M2011060 D_52_7:남 D_52_8:내국인 D_52_9:19870227 D_52_10:임상규 D_52_11:석사

D_53_1:2012년 D_53_2:4월1일 D_53_3:53 D_53_4:홍성표
D_53_5:Sung Pyo

Hong
D_53_6:H2011005 D_53_7:남 D_53_8:내국인 D_53_9:19870228 D_53_10:도영락 D_53_11:석사

D_54_1:2012년 D_54_2:4월1일 D_54_3:54 D_54_4:박동국
D_54_5:Dong Kook

Park
D_54_6:D2011036 D_54_7:남 D_54_8:내국인 D_54_9:19810110

D_54_10:도영락, 윤성

호
D_54_11:박사

D_55_1:2012년 D_55_2:4월1일 D_55_3:55 D_55_4:박후근
D_55_5:Hoo Keun

Park
D_55_6:D2010035 D_55_7:남 D_55_8:내국인 D_55_9:19820119 D_55_10:도영락 D_55_11:박사

D_56_1:2012년 D_56_2:4월1일 D_56_3:56 D_56_4:오지혜 D_56_5:Ji Hye Oh D_56_6:D2011040 D_56_7:여 D_56_8:내국인 D_56_9:19851030 D_56_10:도영락 D_56_11:박사

D_57_1:2012년 D_57_2:10월1일 D_57_3:57 D_57_4:권혜민 D_57_5:Hyemin Kwon D_57_6:M2012047 D_57_7:여 D_57_8:내국인 D_57_9:19890822
D_57_10:도영락,임상

규
D_57_11:석사

D_58_1:2012년 D_58_2:10월1일 D_58_3:58 D_58_4:김민채 D_58_5:Min Chae Kim D_58_6:M2011064 D_58_7:여 D_58_8:내국인 D_58_9:19860728 D_58_10:도영락 D_58_11:석사

D_59_1:2012년 D_59_2:10월1일 D_59_3:59 D_59_4:박다솜 D_59_5:Dasom Park D_59_6:M2012048 D_59_7:남 D_59_8:내국인 D_59_9:19870510
D_59_10:도영락,임상

규
D_59_11:석사

D_60_1:2012년 D_60_2:10월1일 D_60_3:60 D_60_4:윤성웅
D_60_5:Seong Woong

Yoon
D_60_6:M2012057 D_60_7:남 D_60_8:내국인 D_60_9:19891125 D_60_10:도영락 D_60_11:석사

D_61_1:2012년 D_61_2:10월1일 D_61_3:61 D_61_4:정다희 D_61_5:Dahee Jung D_61_6:M2012526 D_61_7:여 D_61_8:내국인 D_61_9:19881104 D_61_10:장성연 D_61_11:석사

D_62_1:2012년 D_62_2:10월1일 D_62_3:62 D_62_4:조믿음 D_62_5:Mideum Cho D_62_6:M2012527 D_62_7:남 D_62_8:내국인 D_62_9:19860531 D_62_10:장성연 D_62_11:석사

D_63_1:2012년 D_63_2:10월1일 D_63_3:63 D_63_4:조영호 D_63_5:Young Ho Cho D_63_6:M2012525 D_63_7:남 D_63_8:내국인 D_63_9:19850517 D_63_10:임상규 D_63_11:석사

D_64_1:2012년 D_64_2:10월1일 D_64_3:64 D_64_4:지코
D_64_5:Zico Alaia

Akbar Junior
D_64_6:H2012401 D_64_7:남 D_64_8:외국인 D_64_9:19880515 D_64_10:장성연 D_64_11:석사

D_65_1:2012년 D_65_2:10월1일 D_65_3:65 D_65_4:한지영 D_65_5:Jiyoung Han D_65_6:M2011059 D_65_7:여 D_65_8:내국인 D_65_9:19881122 D_65_10:임상규 D_65_11:석사

D_66_1:2012년 D_66_2:10월1일 D_66_3:66 D_66_4:허일수 D_66_5:Ilsu Heo D_66_6:M2011060 D_66_7:남 D_66_8:내국인 D_66_9:19870227 D_66_10:임상규 D_66_11:석사
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D_67_1:2012년 D_67_2:10월1일 D_67_3:67 D_67_4:홍성표
D_67_5:Sung Pyo

Hong
D_67_6:H2011005 D_67_7:남 D_67_8:내국인 D_67_9:19870228 D_67_10:도영락 D_67_11:석사

D_68_1:2012년 D_68_2:10월1일 D_68_3:68 D_68_4:박동국
D_68_5:Dong Kook

Park
D_68_6:D2011036 D_68_7:남 D_68_8:내국인 D_68_9:19810110

D_68_10:도영락, 윤성

호
D_68_11:박사

D_69_1:2012년 D_69_2:10월1일 D_69_3:69 D_69_4:박후근
D_69_5:Hoo Keun

Park
D_69_6:D2010035 D_69_7:남 D_69_8:내국인 D_69_9:19820119 D_69_10:도영락 D_69_11:박사

D_70_1:2012년 D_70_2:10월1일 D_70_3:70 D_70_4:오지혜 D_70_5:Ji Hye Oh D_70_6:D2011040 D_70_7:여 D_70_8:내국인 D_70_9:19851030 D_70_10:도영락 D_70_11:박사

TT_1_1:지도학생 수(

명)

TT_1_2:석사

TT_1_4:2010년 DD_1_6:9명

TT_1_7:석박사통합

TT_1_9:2010년 DD_1_11:1명

TT_2_4:2011년 DD_2_6:7.5명 TT_2_9:2011년 DD_2_11:1명

TT_3_4:2012년 DD_3_6:9.5명 TT_3_9:2012년 DD_3_11:0명

TT_4_4:계 DD_4_6:26명 TT_4_9:전체 DD_4_11:2명

TT_5_2:박사

TT_5_4:2010년 DD_5_6:1명

TT_5_7:총계

TT_5_9:2010년 DD_5_11:11명

TT_6_4:2011년 DD_6_6:3명 TT_6_9:2011년 DD_6_11:11.5명

TT_7_4:2012년 DD_7_6:3명 TT_7_9:2012년 DD_7_11:12.5명

TT_8_4:계 DD_8_6:7명 TT_8_9:전체 DD_8_11:35명
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[첨부 4] 최근 3년간 참여교수의 지도학생 배출 실적

T_1_1:연도
T_1_2:졸업생

기준
T_1_3:연번

T_1_4:취득자 성명

T_1_6:학번 T_1_7:성별 T_1_8:생년월일 T_1_9:취득학위

T_1_10:입학년

월

(YYYYMM)

T_1_11:취업정보

T_2_4:한글 T_2_5:영문 T_2_11:구분

T_2_12:취업일자

(YYYYMMD

D)

T_2_13:회사명
T_2_14:전화번

호

T_2_15:취업 구

분

T_2_16:근무 지

역

D_1_1:2010년 D_1_2:2월 D_1_3:1 D_1_4:김형근
D_1_5:Hyung

Keun Kim
D_1_6:H2008008 D_1_7:남 D_1_8:19830112 D_1_9:석사 D_1_10:200803 D_1_11:- D_1_12:- D_1_13:- D_1_14:- D_1_15:- D_1_16:-

D_2_1:2011년 D_2_2:2월 D_2_3:2 D_2_4:김진현
D_2_5:Jinhyun

Kim
D_2_6:F2009001 D_2_7:남 D_2_8:19820525 D_2_9:석사 D_2_10:200903 D_2_11:- D_2_12:- D_2_13:- D_2_14:- D_2_15:- D_2_16:-

D_3_1:2011년 D_3_2:2월 D_3_3:3 D_3_4:문정호
D_3_5:Jung Ho

Moon
D_3_6:M2009050 D_3_7:남 D_3_8:19860321 D_3_9:석사 D_3_10:200903 D_3_11:- D_3_12:- D_3_13:- D_3_14:- D_3_15:- D_3_16:-

D_4_1:2011년 D_4_2:2월 D_4_3:4 D_4_4:박재형

D_4_5:Jae

Hyung

Park

D_4_6:M2009051 D_4_7:남 D_4_8:19830519 D_4_9:석사 D_4_10:200903 D_4_11:- D_4_12:- D_4_13:- D_4_14:- D_4_15:- D_4_16:-

D_5_1:2011년 D_5_2:2월 D_5_3:5 D_5_4:오지혜
D_5_5:Ji Hye

Oh
D_5_6:M2009046 D_5_7:여 D_5_8:19851030 D_5_9:석사 D_5_10:200903 D_5_11:- D_5_12:- D_5_13:- D_5_14:- D_5_15:- D_5_16:-

D_6_1:2011년 D_6_2:8월 D_6_3:6 D_6_4:홍다정
D_6_5:Dajung

Hong
D_6_6:F2009504 D_6_7:여 D_6_8:19850825 D_6_9:석사 D_6_10:200909 D_6_11:- D_6_12:- D_6_13:- D_6_14:- D_6_15:- D_6_16:-

D_7_1:2012년 D_7_2:2월 D_7_3:7 D_7_4:공혜진
D_7_5:Hyejin

Gong
D_7_6:M2010044 D_7_7:여 D_7_8:19860822 D_7_9:석사 D_7_10:201003 D_7_11:취업 D_7_12:20130101

D_7_13:코오롱인

더스트리

D_7_14:031-280

-8515
D_7_15:정규직 D_7_16:경기도

D_8_1:2012년 D_8_2:2월 D_8_3:8 D_8_4:김지연
D_8_5:Jiyeon

Kim
D_8_6:M2010048 D_8_7:여 D_8_8:19870519 D_8_9:석사 D_8_10:201003 D_8_11:국외진학 D_8_12:- D_8_13:- D_8_14:- D_8_15:- D_8_16:-

D_9_1:2012년 D_9_2:2월 D_9_3:9 D_9_4:류일환
D_9_5:Ilhwan

Ryu
D_9_6:M2010045 D_9_7:남 D_9_8:19820916 D_9_9:석사 D_9_10:201003 D_9_11:국내진학 D_9_12:- D_9_13:- D_9_14:- D_9_15:- D_9_16:-

D_10_1:2012년 D_10_2:2월 D_10_3:10 D_10_4:박병규
D_10_5:Byung

Kyu Park

D_10_6:M201005

1
D_10_7:남

D_10_8:1084071

8
D_10_9:석사 D_10_10:201003 D_10_11:취업

D_10_12:2012010

1

D_10_13:서울반

도체㈜

D_10_14:070-439

1-8402
D_10_15:정규직

D_10_16:서울특

별시

D_11_1:2012년 D_11_2:2월 D_11_3:11 D_11_4:오정록
D_11_5:Jeong

Rok Oh

D_11_6:H200700

8
D_11_7:남

D_11_8:1982020

7
D_11_9:박사 D_11_10:200703 D_11_11:취업

D_11_12:2012030

1

D_11_13:삼성전

자

D_11_14:070-714

2-4049
D_11_15:정규직 D_11_16:경기도

TT_1_1:졸업생 TT_1_4:2010년 TT_1_5:석사 DD_1_6:1명 TT_1_7:2011년 TT_1_8:석사 DD_1_9:5명 TT_1_10:2012년 TT_1_11:석사 DD_1_12:4명 TT_1_13:전체기 TT_1_14:석사 DD_1_16:10명
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TT_1_1:졸업생 TT_1_4:2010년

TT_1_5:석사 DD_1_6:1명

TT_1_7:2011년

TT_1_8:석사 DD_1_9:5명

TT_1_10:2012년

TT_1_11:석사 DD_1_12:4명 간 TT_1_14:석사 DD_1_16:10명

TT_2_5:박사 DD_2_6:0명 TT_2_8:박사 DD_2_9:0명 TT_2_11:박사 DD_2_12:1명 TT_1_13:전체기

간

TT_2_14:박사 DD_2_16:1명

TT_3_5:계 DD_3_6:1명 TT_3_8:계 DD_3_9:5명 TT_3_11:계 DD_3_12:5명 TT_3_14:계 DD_3_16:11명

TT_4_1:취업

TT_4_4:2012년

2월 졸업

자

TT_4_5:석사

TT_4_6:　 TT_4_7:국내 진학자 소계 DD_4_9:1명

TT_4_10:2012년

8월 졸업

자

TT_4_11:석사

TT_4_12:　 TT_4_13:국내 진학자 소계 DD_4_16:0명

DD_5_6:4명 TT_5_7:국외 진학자 소계 DD_5_9:1명 DD_5_12:0명 TT_5_13:국외 진학자 소계 DD_5_16:0명

TT_6_6:　
TT_6_7:입대자 등 소계 DD_6_9:0명

TT_6_12:　
TT_6_13:입대자 등 소계 DD_6_16:0명

TT_7_7:취업자 소계 DD_7_9:2명 TT_7_13:취업자 소계 DD_7_16:0명

TT_8_5:박사
DD_8_6:1명 TT_8_7:입대자 등 소계 DD_8_9:0명

TT_8_11:박사
DD_8_12:0명 TT_8_13:입대자 등 소계 DD_8_16:0명

TT_9_6:　 TT_9_7:취업자 소계 DD_9_9:1명 TT_9_12:　 TT_9_13:취업자 소계 DD_9_16:0명
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[첨부 5] 최근 3년간 참여교수의 지도학생 국제저명학술지 논문 게재 실적

T_1_1:구분 T_1_2:연번
T_1_3:논문

제목

T_1_4:수학

분야/

거대

과학

실험

분야

여부

T_1_5:게재정보 T_1_12:총 저자 T_1_15:저자 중 참여교수의 지도학생

T_1_20:IF

(I)

T_1_21:보정

IF

(F)

T_1_22:환산

편수

(U)

T_1_23:환산

보정

IF

(X)=

(U*F)

T_1_24:검토

필

T_2_5:게재

학술

지명

T_2_6:학술

지 구

분

T_2_7:ISSN T_2_8:권 T_2_9:호 T_2_10:쪽

T_2_11:연월

(YYYY

MM)

T_2_12:주저

자수

(m)

T_2_13:기타

저자

수(n)

T_2_14:총저

자수

(T)

T_2_15:주저자 T_2_17:기타저자 T_2_19:총

저자

수(A)
T_3_15:성명 T_3_16:수 T_3_17:성명 T_3_18:수

D_1_1:2010

년
D_1_2:1

D_1_3:Deep

blue,

effic

ient,

moder

ate

micro

cavit

y

organ

ic

light

-emit

ting

diode

s

D_1_4:-

D_1_5:ORGA

NIC

ELECT

RONIC

S

D_1_6:SCI
D_1_7:1566

-1199
D_1_8:11 D_1_9:1 D_1_10:137

D_1_11:2010

01
D_1_12:3명 D_1_13:7명 D_1_14:10명

D_1_15:김형

근
D_1_16:1명

D_1_17:오정

록
D_1_18:1명 D_1_19:2명

D_1_20:4.04

7

D_1_21:0.55

266

D_1_22:0.30

61

D_1_23:0.16

916
D_1_24:-

D_2_1:2010

년
D_2_2:2

D_2_3:High

ly

effic

D_2_4:-

D_2_5:OPTI

CS

EXPRE

D_2_6:SCI
D_2_7:1094

-4087
D_2_8:18 D_2_9:2 D_2_10:1099

D_2_11:2010

01
D_2_12:2명 D_2_13:5명 D_2_14:7명 D_2_15:- D_2_16:0명

D_2_17:오정

록,

박후

D_2_18:3명 D_2_19:3명
D_2_20:3.58

7

D_2_21:0.68

314
D_2_22:0.12

D_2_23:0.08

197
D_2_24:-
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D_2_1:2010

년
D_2_2:2

ient

phosp

hor-c

onver

ted

white

organ

ic

light

-emit

ting

diode

s

with

moder

ate

micro

cavit

y and

light

-recy

cling

filte

rs

D_2_4:- SS D_2_6:SCI
D_2_7:1094

-4087
D_2_8:18 D_2_9:2 D_2_10:1099

D_2_11:2010

01
D_2_12:2명 D_2_13:5명 D_2_14:7명 D_2_15:- D_2_16:0명

근,

김형

근

D_2_18:3명 D_2_19:3명
D_2_20:3.58

7

D_2_21:0.68

314
D_2_22:0.12

D_2_23:0.08

197
D_2_24:-

D_3_1:2010

년
D_3_2:3

D_3_3:Lowe

ring

Color

Tempe

ratur

e of

Y3Al5

O12:C

D_3_4:-

D_3_5:ELEC

TROCH

EMICA

L AND

SOLID

STATE

LETTE

RS

D_3_6:SCI
D_3_7:1099

-0062
D_3_8:13 D_3_9:1 D_3_10:J5

D_3_11:2010

01
D_3_12:2명 D_3_13:2명 D_3_14:4명

D_3_15:오정

록
D_3_16:1명 D_3_17:- D_3_18:0명 D_3_19:1명

D_3_20:1.99

5

D_3_21:0.41

621
D_3_22:0.4

D_3_23:0.16

648
D_3_24:-
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D_3_1:2010

년
D_3_2:3

e3+

White

Light

Emitt

ing

Diode

s

Using

Reddi

sh

Light

-Recy

cling

Filte

r

D_3_4:-

D_3_5:ELEC

TROCH

EMICA

L AND

SOLID

STATE

LETTE

RS

D_3_6:SCI
D_3_7:1099

-0062
D_3_8:13 D_3_9:1 D_3_10:J5

D_3_11:2010

01
D_3_12:2명 D_3_13:2명 D_3_14:4명

D_3_15:오정

록
D_3_16:1명 D_3_17:- D_3_18:0명 D_3_19:1명

D_3_20:1.99

5

D_3_21:0.41

621
D_3_22:0.4

D_3_23:0.16

648
D_3_24:-

D_4_1:2010

년
D_4_2:4

D_4_3:Full

down-

conve

rsion

of

amber

-emit

ting

phosp

hor-c

onver

ted

light

-emit

ting

diode

s 

D_4_4:-

D_4_5:OPTI

CS

EXPRE

SS

D_4_6:SCI
D_4_7:1094

-4087
D_4_8:18 D_4_9:11

D_4_10:1106

3

D_4_11:2010

05
D_4_12:3명 D_4_13:3명 D_4_14:6명

D_4_15:오정

록
D_4_16:1명

D_4_17:박후

근,

오지

혜

D_4_18:2명 D_4_19:3명
D_4_20:3.58

7

D_4_21:0.68

314

D_4_22:0.38

09

D_4_23:0.26

02
D_4_24:-
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D_4_1:2010

년
D_4_2:4

with

powde

r

phosp

hors

and a

long-

wave

pass

filte

r

D_4_4:-

D_4_5:OPTI

CS

EXPRE

SS

D_4_6:SCI
D_4_7:1094

-4087
D_4_8:18 D_4_9:11

D_4_10:1106

3

D_4_11:2010

05
D_4_12:3명 D_4_13:3명 D_4_14:6명

D_4_15:오정

록
D_4_16:1명

D_4_17:박후

근,

오지

혜

D_4_18:2명 D_4_19:3명
D_4_20:3.58

7

D_4_21:0.68

314

D_4_22:0.38

09

D_4_23:0.26

02
D_4_24:-

D_5_1:2010

년
D_5_2:5

D_5_3:Wafe

r-sca

le

collo

idal

litho

graph

y

based

on

self-

assem

bly

of

polys

tyren

e

nanos

phere

s and

atomi

D_5_4:-

D_5_5:JOUR

NAL

OF

MATER

IALS

CHEMI

STRY

D_5_6:SCI
D_5_7:0959

-9428
D_5_8:20 D_5_9:24 D_5_10:5025

D_5_11:2010

06
D_5_12:3명 D_5_13:5명 D_5_14:8명

D_5_15:오정

록
D_5_16:1명

D_5_17:문정

호,

박후

근,

박재

형

D_5_18:3명 D_5_19:4명
D_5_20:5.96

8

D_5_21:0.81

499

D_5_22:0.37

14

D_5_23:0.30

268
D_5_24:-
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D_5_1:2010

년
D_5_2:5

c

layer

depos

ition

D_5_4:-

D_5_5:JOUR

NAL

OF

MATER

IALS

CHEMI

STRY

D_5_6:SCI
D_5_7:0959

-9428
D_5_8:20 D_5_9:24 D_5_10:5025

D_5_11:2010

06
D_5_12:3명 D_5_13:5명 D_5_14:8명

D_5_15:오정

록
D_5_16:1명

D_5_17:문정

호,

박후

근,

박재

형

D_5_18:3명 D_5_19:4명
D_5_20:5.96

8

D_5_21:0.81

499

D_5_22:0.37

14

D_5_23:0.30

268
D_5_24:-

D_6_1:2010

년
D_6_2:6

D_6_3:Grow

th

dynam

ics

of

ZnPc

and

TiOPc

thin

films

:

Effec

t of

cryst

allin

ity

on

anoma

lous

scali

ng

behav

ior

D_6_4:-

D_6_5:SURF

ACE

SCIEN

CE

D_6_6:SCI
D_6_7:0039

-6028
D_6_8:604

D_6_9:13-1

4
D_6_10:1143

D_6_11:2010

07
D_6_12:2명 D_6_13:2명 D_6_14:4명

D_6_15:김진

현
D_6_16:1명 D_6_17:- D_6_18:0명 D_6_19:1명

D_6_20:1.99

4

D_6_21:0.22

234
D_6_22:0.4

D_6_23:0.08

893
D_6_24:-

D_7_1:2010

년
D_7_2:7

D_7_3:Stud

y on 
D_7_4:-

D_7_5:JOUR

NAL 
D_7_6:SCI

D_7_7:1555

-130X
D_7_8:5 D_7_9:2 D_7_10:191

D_7_11:2010

08
D_7_12:2명 D_7_13:1명 D_7_14:3명

D_7_15:류일

환
D_7_16:1명
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D_35_17:오지

혜
D_35_18:1명 D_35_19:1명

D_35_20:5.92

5

D_35_21:0.57

347
D_35_22:0.1

D_35_23:0.05

734
D_35_24:-
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D_36_1:2012

년
D_36_2:36

D_36_3:Supe

rhydr

ophob

icity

of 2D

SiO2

hiera

rchic

al

micro

/nano

rod

struc

tures

fabri

cated

using

a

two-s

tep

micro

/nano

spher

e

litho

graph

y

D_36_4:-

D_36_5:JOUR

NAL

OF

MATER

IALS

CHEMI

STRY

D_36_6:SCI
D_36_7:0959

-9428
D_36_8:22 D_36_9:28

D_36_10:1403

5

D_36_11:2012

07
D_36_12:2명 D_36_13:1명 D_36_14:3명

D_36_15:박후

근
D_36_16:1명

D_36_17:윤성

웅
D_36_18:1명 D_36_19:2명

D_36_20:5.96

8

D_36_21:0.81

499
D_36_22:0.6

D_36_23:0.48

899
D_36_24:-

D_37_1:2012

년
D_37_2:37

D_37_3:Exce

llent

color

rende

ring 

D_37_4:-

D_37_5:OPTI

CS

EXPRE

SS

D_37_6:SCI
D_37_7:1094

-4087
D_37_8:20 D_37_9:18

D_37_10:2027

6

D_37_11:2012

08
D_37_12:2명 D_37_13:2명 D_37_14:4명

D_37_15:오지

혜
D_37_16:1명

D_37_17:양수

지
D_37_18:1명 D_37_19:2명

D_37_20:3.58

7

D_37_21:0.68

314
D_37_22:0.5

D_37_23:0.34

157
D_37_24:-
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D_37_1:2012

년
D_37_2:37

index

es of

multi

-pack

age

white

LEDs

D_37_4:-

D_37_5:OPTI

CS

EXPRE

SS

D_37_6:SCI
D_37_7:1094

-4087
D_37_8:20 D_37_9:18

D_37_10:2027

6

D_37_11:2012

08
D_37_12:2명 D_37_13:2명 D_37_14:4명

D_37_15:오지

혜
D_37_16:1명

D_37_17:양수

지
D_37_18:1명 D_37_19:2명

D_37_20:3.58

7

D_37_21:0.68

314
D_37_22:0.5

D_37_23:0.34

157
D_37_24:-

D_38_1:2012

년
D_38_2:38

D_38_3:Elec

troni

c

absor

ption

band

broad

ening

and

surfa

ce

rough

ening

of

phtha

locya

nine

doubl

e

layer

s by

satur

ated

solve

nt 

D_38_4:-

D_38_5:MATE

RIALS

RESEA

RCH

BULLE

TIN

D_38_6:SCI
D_38_7:0025

-5408
D_38_8:47 D_38_9:10 D_38_10:2744

D_38_11:2012

09
D_38_12:2명 D_38_13:0명 D_38_14:2명

D_38_15:김진

현
D_38_16:1명 D_38_17:- D_38_18:0명 D_38_19:1명

D_38_20:2.10

5

D_38_21:0.28

745
D_38_22:0.5

D_38_23:0.14

372
D_38_24:-
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D_38_1:2012

년
D_38_2:38

vapor

treat

ment

D_38_4:-

D_38_5:MATE

RIALS

RESEA

RCH

BULLE

TIN

D_38_6:SCI
D_38_7:0025

-5408
D_38_8:47 D_38_9:10 D_38_10:2744

D_38_11:2012

09
D_38_12:2명 D_38_13:0명 D_38_14:2명

D_38_15:김진

현
D_38_16:1명 D_38_17:- D_38_18:0명 D_38_19:1명

D_38_20:2.10

5

D_38_21:0.28

745
D_38_22:0.5

D_38_23:0.14

372
D_38_24:-

D_39_1:2012

년
D_39_2:39

D_39_3:Comp

ariso

ns of

the

struc

tural

and

optic

al

prope

rties

of

o-AgI

nS2,

t-AgI

nS2,

and

c-AgI

n5S8

nanoc

rysta

ls

and

their

solid

-solu

D_39_4:-

D_39_5:JOUR

NAL

OF

MATER

IALS

CHEMI

STRY

D_39_6:SCI
D_39_7:0959

-9428
D_39_8:22 D_39_9:39

D_39_10:1893

9

D_39_11:2012

10
D_39_12:2명 D_39_13:3명 D_39_14:5명

D_39_15:홍성

표
D_39_16:1명

D_39_17:박후

근,

오지

혜

D_39_18:2명 D_39_19:3명
D_39_20:5.96

8

D_39_21:0.81

499

D_39_22:0.53

33

D_39_23:0.43

463
D_39_24:-
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D_39_1:2012

년
D_39_2:39

tion

nanoc

rysta

ls

with

ZnS

D_39_4:-

D_39_5:JOUR

NAL

OF

MATER

IALS

CHEMI

STRY

D_39_6:SCI
D_39_7:0959

-9428
D_39_8:22 D_39_9:39

D_39_10:1893

9

D_39_11:2012

10
D_39_12:2명 D_39_13:3명 D_39_14:5명

D_39_15:홍성

표
D_39_16:1명

D_39_17:박후

근,

오지

혜

D_39_18:2명 D_39_19:3명
D_39_20:5.96

8

D_39_21:0.81

499

D_39_22:0.53

33

D_39_23:0.43

463
D_39_24:-

TT_1_1:논문 총 건수

TT_1_4:2010년 DD_1_6:8건

TT_1_7:논문의 환산편수의 합

TT_1_11:2010년
DD_1_14:2.59

88

TT_1_15:IF값이 영(zero)이 아닌 논문의

환산 편수 합

TT_1_20:2010년
DD_1_23:2.59

88

DD_1_24:X

TT_2_4:2011년 DD_2_6:17건 TT_2_11:2011년
DD_2_14:6.68

46
TT_2_20:2011년

DD_2_23:6.68

46

TT_3_4:2012년 DD_3_6:14건 TT_3_11:2012년
DD_3_14:6.25

23
TT_3_20:2012년

DD_3_23:5.85

23

TT_4_4:총계 DD_4_6:39건 TT_4_11:총계
DD_4_14:15.5

357
TT_4_20:총계

DD_4_23:15.1

357

TT_5_1:IF의 합

TT_5_4:2010년
DD_5_6:25.7

13

TT_5_7:보정 IF의 합

TT_5_11:2010년
DD_5_14:4.09

406

TT_5_15:환산 보정IF의 합

TT_5_20:2010년
DD_5_23:1.18

742

TT_6_4:2011년
DD_6_6:44.9

4
TT_6_11:2011년

DD_6_14:9.26

035
TT_6_20:2011년

DD_6_23:4.15

622

TT_7_4:2012년
DD_7_6:47.0

77
TT_7_11:2012년

DD_7_14:8.32

488
TT_7_20:2012년

DD_7_23:3.95

518

TT_8_4:총계
DD_8_6:117.

73
TT_8_11:총계

DD_8_14:21.6

7929
TT_8_20:총계

DD_8_23:9.29

882



92 / 203

[첨부 6] 참여교수의 기타 지도학생

T_1_1:학위과정 T_1_2:연번
T_1_3:첨부 5 해당연

번

T_1_4:성명

T_1_6:학번 T_1_7:성별 T_1_8:지도교수 성명

T_1_9:재학정보

T_2_4:한글 T_2_5:영문
T_2_9:입학일자

(YYYYMM)

T_2_10:졸업일자

(YYYYMM)

D_1_1:석사 D_1_2:1 D_1_3:18 D_1_4:이영광
D_1_5:Young kwang

Lee
D_1_6:H2005505 D_1_7:남 D_1_8:도영락 D_1_9:200508 D_1_10:200708

D_2_1:석사 D_2_2:2 D_2_3:9 D_2_4:김용교 D_2_5:Yong Kyo Kim D_2_6:M2007050 D_2_7:여 D_2_8:도영락 D_2_9:200703 D_2_10:200902

TT__:석사과정생 수 DD__:2명 TT__:박사과정생 수 DD__:0명
TT__:석박사통합과정

생 수
DD__:0명 TT__:전체 대학원생 DD__:2명
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[첨부 7] 최근 3년간 참여교수의 지도학생 학술대회 발표 논문 실적

T_1_1:구   분
T_1_4:연번

T_1_5:학술회의

명
T_1_6:개최국가

T_1_7:개최일

(YYYYMMDD)
T_1_8:주관기관

T_1_9:발표논문

명

T_1_10:총 저자

수(T)

T_1_11:저자 중 학과(부) 소

속 지도학생
T_1_13:가중치(P)

T_1_14:환산 편수

(P/T)*A
T_2_1:구분 T_2_2:연도 T_2_3:국제/국내 T_2_11:성명 T_2_12:수(A)

D_1_1:포스터 D_1_2:2010년 D_1_3:국제 D_1_4:1

D_1_5:The 17th

Internatio

nal

Display

Workshop

D_1_6:일본 D_1_7:20101202

D_1_8:The

Society

for

Informatio

n Display

D_1_9:Enhanced

photolumin

escence of

transparen

t polymer

films

dispersed

fluorescen

t dye with

light-recy

cling

filters

D_1_10:3명
D_1_11:박후근,

오정록
D_1_12:2명 D_1_13:2 D_1_14:1.3333

D_2_1:포스터 D_2_2:2010년 D_2_3:국제 D_2_4:2

D_2_5:The 17th

Internatio

nal

Display

Workshop

D_2_6:일본 D_2_7:20101202

D_2_8:The

Society

for

Informatio

n Display

D_2_9:Fabricati

on of a

Transparen

t Thin

Film Using

Y3Al5O12

:Ce3+

Nanophosph

or with a

Poly

(methyl

methacryla

te) PMMA

Matrix

D_2_10:3명
D_2_11:박병규,

오지혜
D_2_12:2명 D_2_13:2 D_2_14:1.3333
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D_3_1:포스터 D_3_2:2010년 D_3_3:국제 D_3_4:3

D_3_5:The 17th

Internatio

nal

Display

Workshop

D_3_6:일본 D_3_7:20101202

D_3_8:The

Society

for

Informatio

n Display

D_3_9:Optical

properties

of

Sr1.9Ba0.1

SiO4 :

Eu2+ Thin

Film

Phosphors

according

to

thickness

D_3_10:3명 D_3_11:문정호 D_3_12:1명 D_3_13:2 D_3_14:0.6667

D_4_1:포스터 D_4_2:2010년 D_4_3:국내 D_4_4:4

D_4_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_4_6:대한민국 D_4_7:20100429
D_4_8:대한화학

회

D_4_9:Detection

of Ammonia

based on

Flurophore

Coordinate

d Metal

Complex

D_4_10:1명 D_4_11:김지연 D_4_12:1명 D_4_13:1 D_4_14:1

D_5_1:포스터 D_5_2:2010년 D_5_3:국내 D_5_4:5

D_5_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_5_6:대한민국 D_5_7:20100429
D_5_8:대한화학

회

D_5_9:Fabricati

on of

Nano-Struc

tured ZnPc

Thin Films

by Facile

Solvent

Vapor

Treatment

D_5_10:3명
D_5_11:김진현,

공혜진
D_5_12:2명 D_5_13:1 D_5_14:0.6667

D_6_1:포스터 D_6_2:2010년 D_6_3:국내 D_6_4:6

D_6_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_6_6:대한민국 D_6_7:20100429
D_6_8:대한화학

회

D_6_9:Morpholog

y

Evolution

and Growth

Behavior 

D_6_10:5명
D_6_11:류일환,

허일수
D_6_12:2명 D_6_13:1 D_6_14:0.4



95 / 203

D_6_1:포스터 D_6_2:2010년 D_6_3:국내 D_6_4:6

D_6_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_6_6:대한민국 D_6_7:20100429
D_6_8:대한화학

회

of SubPc

Thin Films
D_6_10:5명

D_6_11:류일환,

허일수
D_6_12:2명 D_6_13:1 D_6_14:0.4

D_7_1:포스터 D_7_2:2010년 D_7_3:국내 D_7_4:7

D_7_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_7_6:대한민국 D_7_7:20100430
D_7_8:대한화학

회

D_7_9:Enhanceme

nt

forward

efficiency

of

Y3Al5O12:C

e

phosphor-b

ased white

light-emit

ting

diodes

using

light

recycling

filter

D_7_10:2명 D_7_11:오정록 D_7_12:1명 D_7_13:1 D_7_14:0.5

D_8_1:포스터 D_8_2:2010년 D_8_3:국내 D_8_4:8

D_8_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_8_6:대한민국 D_8_7:20100430
D_8_8:대한화학

회

D_8_9:Field

Emission

of

High-Quali

ty

ZnO-Nanoro

ds By

Hydrotherm

al-Electro

chemical

Deposition

(HED)

D_8_10:2명 D_8_11:박재형 D_8_12:1명 D_8_13:1 D_8_14:0.5
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D_9_1:포스터 D_9_2:2010년 D_9_3:국내 D_9_4:9

D_9_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_9_6:대한민국 D_9_7:20100430
D_9_8:대한화학

회

D_9_9:Optical

properties

of sol-gel

derived

Y2O3:Er3+Y

b3+

upconversi

on Red

thin-film

phosphor

on

sapphire

substrate

D_9_10:2명 D_9_11:박병규 D_9_12:1명 D_9_13:1 D_9_14:0.5

D_10_1:포스터 D_10_2:2010년 D_10_3:국내 D_10_4:10

D_10_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_10_6:대한민국 D_10_7:20100430
D_10_8:대한화학

회

D_10_9:Synthesis

of

SrY2S4:Eu

Phosphors

in a

Closed

System by

Using

Quartz

Ampule

with

Flux-Aided

Solid-Stat

e

Reaction.

D_10_10:2명 D_10_11:오지혜 D_10_12:1명 D_10_13:1 D_10_14:0.5

D_11_1:포스터 D_11_2:2010년 D_11_3:국내 D_11_4:11

D_11_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_11_6:대한민국 D_11_7:20100430
D_11_8:대한화학

회

D_11_9:Wetting

properties

of

artificial

D_11_10:2명 D_11_11:박후근 D_11_12:1명 D_11_13:1 D_11_14:0.5
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D_11_1:포스터 D_11_2:2010년 D_11_3:국내 D_11_4:11

D_11_5:대한화학

회 제105회

총회  및

학술발표회

D_11_6:대한민국 D_11_7:20100430
D_11_8:대한화학

회

ly

fabricated

various

superhydro

phobic

surfaces

D_11_10:2명 D_11_11:박후근 D_11_12:1명 D_11_13:1 D_11_14:0.5

D_12_1:포스터 D_12_2:2010년 D_12_3:국내 D_12_4:12

D_12_5:대한화학

회 물리화

학분과회

하계심포지

엄

D_12_6:대한민국 D_12_7:20100701
D_12_8:대한화학

회

D_12_9:Morpholog

y Change

of ZnPc

Thin Films

Using

Various

Solvent

Vapor

Treatments

D_12_10:3명
D_12_11:공혜진,

김진현
D_12_12:2명 D_12_13:1 D_12_14:0.6667

D_13_1:포스터 D_13_2:2010년 D_13_3:국내 D_13_4:13

D_13_5:대한화학

회 물리화

학분과회

하계심포지

엄

D_13_6:대한민국 D_13_7:20100701
D_13_8:대한화학

회

D_13_9:Surface

Nano-Patte

rning of

Molecular

Thin Films

Using a

Facile

PDMS

Imprint

Method

D_13_10:3명

D_13_11:홍다정,

류일환, 문

정호

D_13_12:3명 D_13_13:1 D_13_14:1

D_14_1:포스터 D_14_2:2010년 D_14_3:국내 D_14_4:14

D_14_5:대한화학

회 제106회
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s and its

applicatio

n to

supercapac

itors

D_61_10:4명

D_61_11:권혜민,

류일환, 한

지영

D_61_12:3명 D_61_13:1 D_61_14:0.75

D_62_1:포스터 D_62_2:2012년 D_62_3:국내 D_62_4:62

D_62_5:제44회 한

국진공학회

동계정기학

술대회

D_62_6:대한민국 D_62_7:20130220
D_62_8:한국진공

학회

D_62_9:Ruthenium

oxide

nanopartic

les

electrodep

osited on

the

arrayed 

D_62_10:4명

D_62_11:류일환,

이진호, 박

다솜

D_62_12:3명 D_62_13:1 D_62_14:0.75
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D_62_1:포스터 D_62_2:2012년 D_62_3:국내 D_62_4:62

D_62_5:제44회 한

국진공학회

동계정기학

술대회

D_62_6:대한민국 D_62_7:20130220
D_62_8:한국진공

학회

ITO

nanorods

and its

applicatio

n to

supercapac

itor

electrode

D_62_10:4명

D_62_11:류일환,

이진호, 박

다솜

D_62_12:3명 D_62_13:1 D_62_14:0.75

D_63_1:포스터 D_63_2:2012년 D_63_3:국내 D_63_4:63

D_63_5:대한화학

회  제111

회 총회 및

학술발표회

D_63_6:대한민국 D_63_7:20130417
D_63_8:대한화학

회

D_63_9:Narrowing

the

emission

spectrum

of a green

pc-LEDs

with a

band-pass

filter

D_63_10:5명

D_63_11:오지혜,

윤성웅, 양

수지, 박후

근

D_63_12:4명 D_63_13:1 D_63_14:0.8

D_64_1:포스터 D_64_2:2012년 D_64_3:국내 D_64_4:64

D_64_5:대한화학

회  제111

회 총회 및

학술발표회

D_64_6:대한민국 D_64_7:20130417
D_64_8:대한화학

회

D_64_9:Superhydr

ophobic/su

perhydroph

ilic ITO

nanorods

with

self-clean

ing and

anti-foggi

ng

D_64_10:3명
D_64_11:윤성웅,

박후근
D_64_12:2명 D_64_13:1 D_64_14:0.6667

D_65_1:포스터 D_65_2:2012년 D_65_3:국내 D_65_4:65

D_65_5:대한화학

회  제111

회 총회 및

학술발표회

D_65_6:대한민국 D_65_7:20130417
D_65_8:대한화학

회

D_65_9:Synthesis

and

characteri

zation of

type I and 

�Ÿ�º�‘�•�º�Œ�‹�•

4명
D_65_11:김민채,

윤희창
D_65_12:2명 D_65_13:1 D_65_14:0.5
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D_65_1:포스터 D_65_2:2012년 D_65_3:국내 D_65_4:65

D_65_5:대한화학

회  제111

회 총회 및

학술발표회

D_65_6:대한민국 D_65_7:20130417
D_65_8:대한화학

회

quasi-type

II

CdSe/CdS

quantum

rods

D_65_10:4명
D_65_11:김민채,

윤희창
D_65_12:2명 D_65_13:1 D_65_14:0.5

D_66_1:포스터 D_66_2:2012년 D_66_3:국내 D_66_4:66

D_66_5:대한화학

회 제111회

총회  및

학술발표회

D_66_6:대한민국 D_66_7:20130417
D_66_8:대한화학

회

D_66_9:Synthesis

of three

dimensiona

l (3D)

nickel

nanostruct

ure and

its

applicatio

n to

supercapac

itor

D_66_10:4명 D_66_11:류일환 D_66_12:1명 D_66_13:1 D_66_14:0.25

TT_1_1:2010년

TT_1_3:국제

TT_1_5:총 건수 DD_1_6:3건

TT_1_7:2011년

TT_1_10:국제

TT_1_12:총 건수 DD_1_14:4건

TT_2_5:총 환산

편수
DD_2_6:3.3333 TT_2_12:총 환산 편수 DD_2_14:4.6667

TT_3_3:국내

TT_3_5:총 건수 DD_3_6:20건

TT_3_10:국내

TT_3_12:총 건수 DD_3_14:18건

TT_4_5:총 환산

편수
DD_4_6:11.9833 TT_4_12:총 환산 편수 DD_4_14:9.9333

TT_5_3:계

TT_5_5:총 건수 DD_5_6:23건

TT_5_10:계

TT_5_12:총 건수 DD_5_14:22건

TT_6_5:총 환산

편수
DD_6_6:15.3167 TT_6_12:총 환산 편수 DD_6_14:14.6

TT_7_1:2012년 TT_7_3:국제

TT_7_5:총 건수 DD_7_6:2건

TT_7_7:전체기간 TT_7_10:국제

TT_7_12:총 건수 DD_7_14:9건

TT_8_5:총 환산

편수
DD_8_6:2.8333 TT_8_12:총 환산 편수 DD_8_14:10.8333
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TT_7_1:2012년

TT_9_3:국내

TT_9_5:총 건수 DD_9_6:19건

TT_7_7:전체기간

TT_9_10:국내

TT_9_12:총 건수 DD_9_14:57건

TT_10_5:총 환산

편수
DD_10_6:10.9667 TT_10_12:총 환산 편수 DD_10_14:32.88

TT_11_3:계

TT_11_5:총 건수 DD_11_6:21건

TT_11_10:계

TT_11_12:총 건수 DD_11_14:66건

TT_12_5:총 환산

편수
DD_12_6:13.8 TT_12_12:총 환산 편수 DD_12_14:43.7167
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[첨부 8] 최근 3년간 외국어 강의 비율

T_1_1:연도 T_1_2:연번 T_1_3:학기 T_1_4:교과목명 T_1_5:학점 T_1_6:담당교수 T_1_7:외국어 강의 여부 T_1_8:사용언어

D_1_1:2010년 D_1_2:1 D_1_3:2학기 D_1_4:고급물리화학 D_1_5:3 D_1_6:임상규 D_1_7:- D_1_8:-

D_2_1:2011년 D_2_2:2 D_2_3:1학기 D_2_4:재료화학 D_2_5:3 D_2_6:장성연 D_2_7:- D_2_8:-

D_3_1:2011년 D_3_2:3 D_3_3:2학기 D_3_4:무기화학연구 D_3_5:3 D_3_6:도영락 D_3_7:- D_3_8:-

D_4_1:2011년 D_4_2:4 D_4_3:2학기 D_4_4:물리화학특론 D_4_5:3 D_4_6:임상규 D_4_7:- D_4_8:-

D_5_1:2011년 D_5_2:5 D_5_3:2학기 D_5_4:전자재료화학 D_5_5:3 D_5_6:장성연 D_5_7:- D_5_8:-

D_6_1:2012년 D_6_2:6 D_6_3:1학기 D_6_4:고급분석화학 D_6_5:3 D_6_6:장성연 D_6_7:- D_6_8:-

D_7_1:2012년 D_7_2:7 D_7_3:2학기 D_7_4:고분자화학특론 D_7_5:3 D_7_6:장성연 D_7_7:- D_7_8:-

D_8_1:2012년 D_8_2:8 D_8_3:2학기 D_8_4:나노화학연구 D_8_5:3 D_8_6:도영락 D_8_7:- D_8_8:-

TT_1_1:총 교과목 수

TT_1_3:2010년 DD_1_4:1

TT_1_5:외국어 강의 교과목 수

TT_1_7:2010년 DD_1_8:0

TT_2_3:2011년 DD_2_4:4 TT_2_7:2011년 DD_2_8:0

TT_3_3:2012년 DD_3_4:3 TT_3_7:2012년 DD_3_8:0

TT_4_1:외국어 강의 비율

TT_4_3:2010년 DD_4_4:0%

DD_4_5:XTT_5_3:2011년 DD_5_4:0%

TT_6_3:2012년 DD_6_4:0%
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[첨부 9] 최근 3년간 참여교수의 지도학생 학위논문 외국어 작성 비율

T_1_1:연도 T_1_2:구분 T_1_3:연번 T_1_4:학위 T_1_5:학위논문명
T_1_6:학위취득 대학원생

성명
T_1_7:지도교수 성명 T_1_8:사용 언어

D_1_1:2010년 D_1_2:국어 D_1_3:1 D_1_4:석사

D_1_5:DEB 기반의 전기변

색 셔터 디스플레이

에 관한 연구

D_1_6:오지혜 D_1_7:도영락 D_1_8:-

D_2_1:2010년 D_2_2:국어 D_2_3:2 D_2_4:석사

D_2_5:RF-마그네트론 스

퍼터링을 이용한 인

듐 주석 산화물의

합성과 특성

D_2_6:박재형 D_2_7:도영락 D_2_8:-

D_3_1:2010년 D_3_2:국어 D_3_3:3 D_3_4:석사

D_3_5:고상법을 사용한

규산염 형광체의 합

성과 특성에 관한

연구

D_3_6:문정호 D_3_7:도영락 D_3_8:-

D_4_1:2010년 D_4_2:국어 D_4_3:4 D_4_4:석사

D_4_5:유기물 박막의 성

장 거동과 단분자

유기태양전지에의

응용

D_4_6:김진현 D_4_7:임상규 D_4_8:-

D_5_1:2011년 D_5_2:외국어 D_5_3:5 D_5_4:박사

D_5_5:study on the

fabrication and

application of

wafer-scale two-

and

three-dimensional

photonic crystals

based on the

self-assembly

method

D_5_6:오정록 D_5_7:도영락 D_5_8:영어

D_6_1:2011년 D_6_2:국어 D_6_3:6 D_6_4:석사

D_6_5:Chiral auxiliary

를 이용한 이부프로

펜의 속도론적 분리

D_6_6:이윤아 D_6_7:김석찬,도영락 D_6_8:-
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D_6_1:2011년 D_6_2:국어 D_6_3:6 D_6_4:석사 에 관한 연구 D_6_6:이윤아 D_6_7:김석찬,도영락 D_6_8:-

D_7_1:2011년 D_7_2:국어 D_7_3:7 D_7_4:석사

D_7_5:carbonic

anhydrase를 모사한

아연(II) 착 화합물

의 실리카 나노입자

표면 고정화 기술에

관한 연구

D_7_6:김지연 D_7_7:윤성호,도영락 D_7_8:-

D_8_1:2011년 D_8_2:국어 D_8_3:8 D_8_4:석사

D_8_5:단일층과 이중층

chloro[subphthaloc

yaninato]boron(III

)의 박막성장 및 표

면분석 연구

D_8_6:류일환 D_8_7:임상규 D_8_8:-

D_9_1:2011년 D_9_2:국어 D_9_3:9 D_9_4:석사

D_9_5:여러 형태를 가지

는 YAG:Ce 형광체의

제조 및 특성 연구

D_9_6:박병규 D_9_7:도영락 D_9_8:-

D_10_1:2011년 D_10_2:국어 D_10_3:10 D_10_4:석사

D_10_5:템플레이트효과와

나노임프린트 기술

을 이용한 표면 나

노 구조체 형성 연

구

D_10_6:홍다정 D_10_7:임상규 D_10_8:-

D_11_1:2011년 D_11_2:국어 D_11_3:11 D_11_4:석사

D_11_5:화학적 처리에 의

한 표면 산화된 탄

소나노튜브 연구

D_11_6:공혜진 D_11_7:임상규 D_11_8:-

D_12_1:2012년 D_12_2:국어 D_12_3:12 D_12_4:석사

D_12_5:2차원 표면나노구

조화된 PEDOT:PSS층

을 이용한 ZnPc 유

기박막의 광흡수율

증가연구

D_12_6:한지영 D_12_7:도영락,임상규 D_12_8:-

D_13_1:2012년 D_13_2:국어 D_13_3:13 D_13_4:석사

D_13_5:은-인듐-황 조성

나노결정의 구조적,

광학적 특성평가와 

D_13_6:홍성표 D_13_7:도영락 D_13_8:-
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D_13_1:2012년 D_13_2:국어 D_13_3:13 D_13_4:석사

아연-황과의 고용체

형성을 통한 최적화

연구 및 백색발광다

이오드에의 응용

D_13_6:홍성표 D_13_7:도영락 D_13_8:-

D_14_1:2012년 D_14_2:국어 D_14_3:14 D_14_4:석사

D_14_5:은나노파티클을 이

용한 단분자 유기태

양전지 효율향상연

구

D_14_6:허일수 D_14_7:유연규,임상규 D_14_8:-

TT_1_1:총 학위논문 수

TT_1_3:2010년 DD_1_4:4

TT_1_5:외국어 작성 학위

논문 수

TT_1_6:2010년 DD_1_8:0

TT_2_3:2011년 DD_2_4:7 TT_2_6:2011년 DD_2_8:1

TT_3_3:2012년 DD_3_4:3 TT_3_6:2012년 DD_3_8:0

TT_4_1:외국어 작성 학위논문 비율

TT_4_3:2010년 DD_4_4:0%

DD_4_5:XTT_5_3:2011년 DD_5_4:14.29%

TT_6_3:2012년 DD_6_4:0%
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[첨부 10-1] 최근 3년간 참여교수의 정부 연구비 수주실적

T_1_1:연도 T_1_2:연번 T_1_3:주관부처
T_1_4:연구과제

명

T_1_5:연구책임

자성명

T_1_6:참여교수

성명

T_1_7:연구자

등록번호

T_1_8:연구기간(YYYYMMDD)
T_1_10:연구형태

T_1_11:총연구비

(천원)

T_1_12:사업참여

교수지분

(%)

T_1_13:사업 참

여교수지

분액(천원

)

T_1_14:연구비입

금일

(YYYYMMDD

)

T_1_15:사업 참

여교수지

분액 중

입금액(천

원)
T_2_8:시작일 T_2_9:종료일

D_1_1:2010년 D_1_2:1
D_1_3:교육과학

기술부

D_1_4:자기조립

집적공정

연구

D_1_5:도영락 D_1_6:도영락 D_1_7:10084273 D_1_8:20100301 D_1_9:20110228 D_1_10:공동
D_1_11:1,336,60

0
D_1_12:6.4% D_1_13:86,800 D_1_14:20100319 D_1_15:86,800

D_2_1:2010년 D_2_2:2
D_2_3:한국과학

재단

D_2_4:광흡수율

및 엑시톤

수득률 개

선을 통한

단분자 유

기태양전

지 효율향

상 연구

D_2_5:임상규 D_2_6:임상규 D_2_7:10130123 D_2_8:20100501 D_2_9:20110430 D_2_10:단독 D_2_11:59,999 D_2_12:100% D_2_13:59,999 D_2_14:20100511 D_2_15:59,999

D_3_1:2010년 D_3_2:3
D_3_3:교육과학

기술부

D_3_4:차세대

나노구조

박막 형광

체 개발

D_3_5:도영락 D_3_6:도영락 D_3_7:10084273 D_3_8:20100601 D_3_9:20110531 D_3_10:공동 D_3_11:175,000 D_3_12:50% D_3_13:87,500 D_3_14:20100618 D_3_15:87,500

D_4_1:2010년 D_4_2:4
D_4_3:중소기업

청

D_4_4:전지전자

플라스틱

용 난연제

/CNT 분산

복합소재

개발

D_4_5:임상규 D_4_6:임상규 D_4_7:10130123 D_4_8:20100601 D_4_9:20110531 D_4_10:단독 D_4_11:37,000 D_4_12:100% D_4_13:37,000 D_4_14:20100810 D_4_15:37,000

D_5_1:2010년 D_5_2:5
D_5_3:지식경제

부

D_5_4:염료감응

형 태양전

지용 나노

D_5_5:도영락 D_5_6:도영락 D_5_7:10084273 D_5_8:20100901 D_5_9:20110831 D_5_10:단독 D_5_11:50,000 D_5_12:100% D_5_13:50,000 D_5_14:20100930 D_5_15:50,000
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D_5_1:2010년 D_5_2:5
D_5_3:지식경제

부

튜브 및

광흡수증

감층개발

D_5_5:도영락 D_5_6:도영락 D_5_7:10084273 D_5_8:20100901 D_5_9:20110831 D_5_10:단독 D_5_11:50,000 D_5_12:100% D_5_13:50,000 D_5_14:20100930 D_5_15:50,000

D_6_1:2010년 D_6_2:6
D_6_3:교육과학

기술부

D_6_4:용액공정

이용 수직

성장 n형

산화물 반

도체 1차

원 나노구

조 박막

원천기술

개발

D_6_5:도영락 D_6_6:도영락 D_6_7:10084273 D_6_8:20100930 D_6_9:20110929 D_6_10:단독 D_6_11:70,000 D_6_12:100% D_6_13:70,000 D_6_14:20101125 D_6_15:70,000

D_7_1:2010년 D_7_2:7
D_7_3:교육과학

기술부

D_7_4:광흡수율

및 엑시톤

수득률 개

선을 통한

단분자 유

기태양전

지 효율향

상 연구

D_7_5:임상규 D_7_6:임상규 D_7_7:10130123 D_7_8:20110501 D_7_9:20120430 D_7_10:단독 D_7_11:59,999 D_7_12:100% D_7_13:59,999 D_7_14:20110516 D_7_15:59,999

D_8_1:2010년 D_8_2:8
D_8_3:교육과학

기술부

D_8_4:다공성

산화물을

이용한 산

화 촉매막

개발(3차

년도/총3

차년도-1

단계)

D_8_5:윤성호 D_8_6:장성연 D_8_7:10141982 D_8_8:20110101 D_8_9:20111231 D_8_10:위탁 D_8_11:70,000 D_8_12:50% D_8_13:35,000

D_8_14:20110607

,

20110803

D_8_15:35,000

D_9_1:2011년 D_9_2:9
D_9_3:교육과학

기술부

D_9_4:자기조립

집적공정

연구

D_9_5:박찬량 D_9_6:도영락 D_9_7:10084273 D_9_8:20110301 D_9_9:20120229 D_9_10:공동
D_9_11:1,162,70

0
D_9_12:7.3% D_9_13:85,680 D_9_14:20110324 D_9_15:85,680
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D_10_1:2011년 D_10_2:10
D_10_3:교육과학

기술부

D_10_4:비진공

상온공정

을 이용한

고안정성

의 유기박

막태양전

지 제조기

술에 관한

연구

D_10_5:장성연 D_10_6:장성연 D_10_7:10141982 D_10_8:20110501 D_10_9:20120430 D_10_10:단독 D_10_11:93,345 D_10_12:100% D_10_13:93,345 D_10_14:20110516 D_10_15:93,345

D_11_1:2011년 D_11_2:11
D_11_3:교육과학

기술부

D_11_4:고효율/

대면적/풀

칼라 LED

display

구현을 위

한 소자구

조, 소재,

제조공정

에 관련된

융합원천

기술 개발

D_11_5:도영락 D_11_6:도영락 D_11_7:10084273 D_11_8:20110501 D_11_9:20120430 D_11_10:단독 D_11_11:300,000 D_11_12:100% D_11_13:300,000 D_11_14:20110516 D_11_15:300,000

D_12_1:2011년 D_12_2:12
D_12_3:교육과학

기술부

D_12_4:용액공정

이용 수직

성장 n형

산화물 반

도체 1차

원 나노구

조 박막

원천기술

개발

D_12_5:도영락 D_12_6:도영락 D_12_7:10084273 D_12_8:20110930 D_12_9:20120929 D_12_10:단독 D_12_11:70,000 D_12_12:100% D_12_13:70,000 D_12_14:20111221 D_12_15:70,000

D_13_1:2011년 D_13_2:13
D_13_3:교육과학

기술부

D_13_4:스프레이

코팅을 이

용한 

D_13_5:장성연 D_13_6:장성연 D_13_7:10141982 D_13_8:20120101 D_13_9:20121231 D_13_10:단독 D_13_11:50,000 D_13_12:100% D_13_13:50,000

D_13_14:20120426

,

20120809

D_13_15:50,000
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D_13_1:2011년 D_13_2:13
D_13_3:교육과학

기술부

high-band

gap CIGS

계 고품질

박막 제조

D_13_5:장성연 D_13_6:장성연 D_13_7:10141982 D_13_8:20120101 D_13_9:20121231 D_13_10:단독 D_13_11:50,000 D_13_12:100% D_13_13:50,000

D_13_14:20120426

,

20120809

D_13_15:50,000

D_14_1:2012년 D_14_2:14
D_14_3:교육과학

기술부

D_14_4:자기조립

집적공정

연구

D_14_5:박찬량 D_14_6:도영락 D_14_7:10084273 D_14_8:20120301 D_14_9:20130228 D_14_10:공동
D_14_11:1,262,70

0
D_14_12:6.8% D_14_13:86,360 D_14_14:20120327 D_14_15:86,360

D_15_1:2012년 D_15_2:15
D_15_3:교육과학

기술부

D_15_4:방사선

이용 에너

지 준위

제어가 가

능한 하이

브리드 재

료 개발

D_15_5:장성연 D_15_6:장성연 D_15_7:10141982 D_15_8:20120301 D_15_9:20130228 D_15_10:단독 D_15_11:45,000 D_15_12:100% D_15_13:45,000

D_15_14:20120430

,

20120713

D_15_15:45,000

D_16_1:2012년 D_16_2:16
D_16_3:교육과학

기술부

D_16_4:비진공

상온공정

을 이용한

고안정성

의 유기박

막태양전

지 제조기

술에 관한

연구

D_16_5:장성연 D_16_6:장성연 D_16_7:10141982 D_16_8:20120501 D_16_9:20130430 D_16_10:단독 D_16_11:49,999 D_16_12:100% D_16_13:49,999 D_16_14:20120511 D_16_15:49,999

D_17_1:2012년 D_17_2:17
D_17_3:교육과학

기술부

D_17_4:광흡수율

및 엑시톤

수득률 개

선을 통한

단분자 유

기태양전

지 효율향

상 연구

D_17_5:임상규 D_17_6:임상규 D_17_7:10130123 D_17_8:20120501 D_17_9:20130430 D_17_10:단독 D_17_11:59,999 D_17_12:100% D_17_13:59,999 D_17_14:20120511 D_17_15:59,999
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D_18_1:2012년 D_18_2:18
D_18_3:교육과학

기술부

D_18_4:고효율/

대면적/풀

칼라 LED

display

구현을 위

한 소자구

조, 소재,

제조공정

에 관련된

융합원천

기술 개발

D_18_5:도영락 D_18_6:도영락 D_18_7:10084273 D_18_8:20120501 D_18_9:20130430 D_18_10:단독 D_18_11:300,000 D_18_12:100% D_18_13:300,000 D_18_14:20120521 D_18_15:300,000

D_19_1:2012년 D_19_2:19
D_19_3:교육과학

기술부

D_19_4:신개념

유기광결

정층의 개

발과 광특

성 변화

연구

D_19_5:임상규 D_19_6:임상규 D_19_7:10130123 D_19_8:20120510 D_19_9:20121031 D_19_10:단독 D_19_11:10,000 D_19_12:100% D_19_13:10,000 D_19_14:20120531 D_19_15:10,000

D_20_1:2012년 D_20_2:20
D_20_3:교육과학

기술부

D_20_4:높은 흡

광계수를

갖는 단분

자 전자주

개 재료의

개발 및

태양전지

응용 연구

D_20_5:임상규 D_20_6:임상규 D_20_7:10130123 D_20_8:20120501 D_20_9:20121031 D_20_10:단독 D_20_11:30,000 D_20_12:100% D_20_13:30,000 D_20_14:20120615 D_20_15:30,000

D_21_1:2012년 D_21_2:21
D_21_3:한국연구

재단

D_21_4:고온장기

안정성을

지닌 고효

율 고체염

료감응형

태양전지

개발을 위

D_21_5:장성연 D_21_6:장성연 D_21_7:10141982 D_21_8:20120901 D_21_9:20130831 D_21_10:단독 D_21_11:99,000 D_21_12:100% D_21_13:99,000 D_21_14:20121001 D_21_15:99,000
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D_21_1:2012년 D_21_2:21
D_21_3:한국연구

재단

한 핵심소

재기술에

대한 연구

D_21_5:장성연 D_21_6:장성연 D_21_7:10141982 D_21_8:20120901 D_21_9:20130831 D_21_10:단독 D_21_11:99,000 D_21_12:100% D_21_13:99,000 D_21_14:20121001 D_21_15:99,000

D_22_1:2012년 D_22_2:22

D_22_3:한국연구

재단(국제

분야)

D_22_4:높은 흡

광계수를

갖는 단분

자 전자주

개 재료의

개발 및

태양전지

응용 연구

D_22_5:임상규 D_22_6:임상규 D_22_7:10130123 D_22_8:20121101 D_22_9:20130430 D_22_10:단독 D_22_11:30,000 D_22_12:100% D_22_13:30,000 D_22_14:20121106 D_22_15:30,000

D_23_1:2012년 D_23_2:23
D_23_3:교육과학

기술부

D_23_4:용액공정

이용 수직

성장 n형

산화물 반

도체 1차

원 나노구

조 박막

원천기술

개발

D_23_5:도영락 D_23_6:도영락 D_23_7:10084273 D_23_8:20120930 D_23_9:20130929 D_23_10:단독 D_23_11:70,000 D_23_12:100% D_23_13:70,000 D_23_14:20121122 D_23_15:70,000

TT_1_1:총 수주 건수

TT_1_4:2010년 DD_1_7:8건

TT_1_8:정부 연구비 수주 총 입금액

TT_1_12:2010년 DD_1_15:486,298

TT_2_4:2011년 DD_2_7:5건 TT_2_12:2011년 DD_2_15:599,025

TT_3_4:2012년 DD_3_7:10건 TT_3_12:2012년 DD_3_15:780,358

TT_4_4:계 DD_4_7:23건 TT_4_12:계
DD_4_15:1,865,68

1
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[첨부 10-2] 최근 3년간 참여교수의 산업체(국내) 연구비 수주실적

T_1_1:연도 T_1_2:연번
T_1_3:산업체

명

T_1_4:산업체

구분

T_1_5:지역구

분

T_1_6:연구 과

제명

T_1_7:연구책

임자 성

명

T_1_8:참여교

수 성명

T_1_9:연구자

등록번호

T_1_10:연구기간

(YYYYMMDD) T_1_12:연구 형

태

T_1_13:총 연구

비(천원)

T_1_14:사업 참

여교수

지분(%)

T_1_15:사업 참

여교수

지분액(

천원)

T_1_16:연구비

입금일

(YYYYMMD

D)

T_1_17:사업 참

여교수

지분액

중 입금

액(천원)
T_2_10:시작일 T_2_11:종료일

D_1_1:2010년 D_1_2:1
D_1_3:피에스

아이㈜

D_1_4:중소(비

상장)

D_1_5:경기도

수원시

D_1_6:차세대

나노구조

박막 형

광체 개

발

D_1_7:도영락 D_1_8:도영락
D_1_9:1008427

3

D_1_10:2010060

1

D_1_11:2011053

0
D_1_12:단독 D_1_13:8,000 D_1_14:100% D_1_15:8,000

D_1_16:2010062

2
D_1_17:8,000

D_2_1:2011년 D_2_2:2
D_2_3:피에스

아이㈜

D_2_4:중소(비

상장)

D_2_5:경기도

수원시

D_2_6:감성조

명용 백

색 LED

램프 개

발

D_2_7:도영락 D_2_8:도영락
D_2_9:1008427

3

D_2_10:2011030

1

D_2_11:2013022

8
D_2_12:단독 D_2_13:60,000 D_2_14:100% D_2_15:60,000

D_2_16:2011040

1
D_2_17:30,000

D_3_1:2011년 D_3_2:3

D_3_3:주식회

사 나노

코

D_3_4:중소(비

상장)

D_3_5:대구광

역시

D_3_6:전지전

자 플라

스틱용

난연제

/CNT 분

산복합소

재 개발

D_3_7:임상규 D_3_8:임상규
D_3_9:1013012

3

D_3_10:2011060

1

D_3_11:2012053

1
D_3_12:단독 D_3_13:37,000 D_3_14:100% D_3_15:37,000

D_3_16:2011062

7
D_3_17:37,000

D_4_1:2012년 D_4_2:4
D_4_3:삼성전

자(주)
D_4_4:대기업

D_4_5:경기도

수원시

D_4_6:Color

Enhancem

ent 소재

개발

D_4_7:도영락 D_4_8:도영락
D_4_9:1008427

3

D_4_10:2012040

2

D_4_11:2012123

1
D_4_12:단독 D_4_13:70,000 D_4_14:100% D_4_15:70,000

D_4_16:2012051

8,

20121026

,

20130104

D_4_17:70,000

TT_1_1:총 수주 건수 TT_1_5:2010년 DD_1_8:1건 TT_1_9:산업체 연구비 수주총액(천원) TT_1_14:2010년 DD_1_17:8,000
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TT_1_1:총 수주 건수

TT_2_5:2011년 DD_2_8:2건

TT_1_9:산업체 연구비 수주총액(천원)

TT_2_14:2011년 DD_2_17:67,000

TT_3_5:2012년 DD_3_8:1건 TT_3_14:2012년 DD_3_17:70,000

TT_4_5:계 DD_4_8:4건 TT_4_14:계 DD_4_17:145,000
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[첨부 10-3] 최근 3년간 참여교수의 해외기관 연구비 수주실적

T_1_1:연도 T_1_2:연번
T_1_3:해외 기

관명
T_1_4:국가명

T_1_5:연구 과

제명

T_1_6:연구 책

임자 성

명

T_1_7:참여 교

수 성명

T_1_8:연구자

등록번

호

T_1_9:연구기간

(YYYYMMDD) T_1_11:연구

형태

T_1_12:총 연

구비 (

천원)

T_1_13:사업

참여교

수 지분

(%)

T_1_14:사업

참여교

수 지분

액 (천

원)

T_1_15:연구비

입금일

(YYYYMM

DD)

T_1_16:사업

참여교

수 지분

액 중

입금액

(천원)

T_1_17:환산

입금액

(천원)

T_1_18:해외

재원 (

단위)

T_2_9:시작일 T_2_10:종료일

TT_1_1:총 수주 건수

TT_1_4:2010년 DD_1_6:0건

TT_1_7:해외기관 연구비

총 입금액(천원)

TT_1_9:2010년 DD_1_11:-

TT_1_12:해외기관 연구비 수주 총 환산입금

액
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[첨부 11] 최근 3년간 참여교수의 논문 게재 실적
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D_63_3:Len

gth

depe

nden

ce

of

fron

tier

orbi

tal

alig

nmen

t in

arom

atic 

D_63_4:-

D_63_5:APP

LIED

PHYS

ICS

LETT

ERS

D_63_6:SCI

D_63_7:000

3-69

51

D_63_8:101 D_63_9:24
D_63_10:243

107

D_63_11:201

212
D_63_12:4 D_63_13:2 D_63_14:6명 D_63_15:- D_63_16:- D_63_17:0명

D_63_18:장

성연

D_63_19:101

4198

2

D_63_20:1명 D_63_21:1명
D_63_22:0.0

555

D_63_23:3.8

44

D_63_24:0.4

8081

D_63_25:0.0

2668

D_63_26:0.6

7575

D_63_27:5.6

5594

D_63_28:0.3

139
D_63_29:-
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D_63_1:201

2년
D_63_2:63

mole

cula

r

junc

tion

s

D_63_4:-

D_63_5:APP

LIED

PHYS

ICS

LETT

ERS

D_63_6:SCI

D_63_7:000

3-69

51

D_63_8:101 D_63_9:24
D_63_10:243

107

D_63_11:201

212
D_63_12:4 D_63_13:2 D_63_14:6명 D_63_15:- D_63_16:- D_63_17:0명

D_63_18:장

성연

D_63_19:101

4198

2

D_63_20:1명 D_63_21:1명
D_63_22:0.0

555

D_63_23:3.8

44

D_63_24:0.4

8081

D_63_25:0.0

2668

D_63_26:0.6

7575

D_63_27:5.6

5594

D_63_28:0.3

139
D_63_29:-

TT_1_1:논문 총 건수

TT_1_8:2010년
DD_1_14:17

건

TT_1_15:논문의 환산편수의 합

TT_1_22:2010년
DD_1_28:4.6

669

DD_1_29:X

TT_2_8:2011년
DD_2_14:25

건
TT_2_22:2011년

DD_2_28:7.3

803

TT_3_8:2012년
DD_3_14:21

건
TT_3_22:2012년

DD_3_28:6.4

912

TT_4_8:총계
DD_4_14:63

건
TT_4_22:총계

DD_4_28:18.

5384

TT_5_1:IF값이 영

(zero)이 아닌

논문의 환산 편

수 합

TT_5_4:2010년
DD_5_6:4.6

669

TT_5_7:IF의 합

TT_5_11:2010년
DD_5_14:77.

083

TT_5_15:보정 IF의 합

TT_5_18:2010년

DD_5_20:11.

3332

6

TT_5_21:환산 보정 IF의

합

TT_5_24:2010년
DD_5_28:2.9

5544

TT_6_4:2011년
DD_6_6:7.3

803
TT_6_11:2011년

DD_6_14:92.

142
TT_6_18:2011년

DD_6_20:15.

0501
TT_6_24:2011년

DD_6_28:4.4

9372

TT_7_4:2012년
DD_7_6:6.0

912
TT_7_11:2012년

DD_7_14:82.

486
TT_7_18:2012년

DD_7_20:13.

1161

9

TT_7_24:2012년
DD_7_28:4.0

1974

TT_8_4:총계
DD_8_6:18.

1384
TT_8_11:총계

DD_8_14:251

.711
TT_8_18:총계

DD_8_20:39.

4995

5

TT_8_24:총계
DD_8_28:11.

4689

TT_9_1:ES값이 영

(zero)이 아닌

논문의 환산 편

수 합

TT_9_4:2010년
DD_9_6:4.6

669
TT_9_7:ES의 합

TT_9_11:2010년
DD_9_14:2.0

5211
TT_9_15:보정 ES의 합

TT_9_18:2010년

DD_9_20:24.

4064

2
TT_9_21:환산 보정 ES의

합

TT_9_24:2010년
DD_9_28:7.1

3801

TT_9_1:ES값이 영

(zero)이 아닌 
TT_10_4:2011년

DD_10_6:7.3

803
TT_10_11:2011년

DD_10_14:4.6

991
TT_10_18:2011년

DD_10_20:48.

4641
TT_10_24:2011년

DD_10_28:14.

4118



195 / 203

논문의 환산 편

수 합
TT_10_4:2011년

DD_10_6:7.3

803

TT_9_7:ES의 합

TT_10_11:2011년
DD_10_14:4.6

991

TT_9_15:보정 ES의 합

TT_10_18:2011년 2

TT_9_21:환산 보정 ES의

합

TT_10_24:2011년 3

DD_1_29:X
TT_9_1:ES값이 영

(zero)이 아닌

논문의 환산 편

수 합

TT_11_4:2012년
DD_11_6:6.0

912
TT_11_11:2012년

DD_11_14:2.6

416
TT_11_18:2012년

DD_11_20:31.

1651

2

TT_11_24:2012년
DD_11_28:8.9

5031

TT_12_4:총계
DD_12_6:18.

1384
TT_12_11:총계

DD_12_14:9.3

9281
TT_12_18:총계

DD_12_20:104

.035

66

TT_12_24:총계

DD_12_28:30.

5001

5
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[첨부 12] 최근 3년간 참여교수의 특허 등록실적

T_1_1:연도 T_1_2:항목 T_1_3:연번 T_1_4:등록 국가
T_1_5:등록일자

(YYYYMMDD)
T_1_6:등록번호

T_1_7:발명의 명

칭

T_1_8:등록인 구

분

T_1_9:발명인 중

참여교수 성

명

T_1_10:특허의 총

발명인 수

(T)

T_1_11:발명인 중

참여교수 수

(M)

T_1_12:가중치 (P)
T_1_13:환산건수

(P/T)*M

D_1_1:2010년 D_1_2:국내특허 D_1_3:1 D_1_4:대한민국 D_1_5:20100512
D_1_6:10-0958920

-0000

D_1_7:금속산화물

나노볼층을

구비한 염료

감응형 태양

전지 및 이

의 제조방법

D_1_8:한국과학기

술연구원
D_1_9:장성연 D_1_10:5 D_1_11:1 D_1_12:1 D_1_13:0.2

D_2_1:2010년 D_2_2:국내특허 D_2_3:2 D_2_4:대한민국 D_2_5:20100802
D_2_6:10-0974629

-0000

D_2_7:백색 ＬＥ

Ｄ 소자

D_2_8:국민대학교

산학협력

단, 공동(

피에스아이

주식회사)

D_2_9:도영락 D_2_10:2 D_2_11:1 D_2_12:1 D_2_13:0.5

D_3_1:2010년 D_3_2:국내특허 D_3_3:3 D_3_4:대한민국 D_3_5:20101013
D_3_6:10-0988888

-0000

D_3_7:나노스피어

를 이용한 2

차원  광결

정 제조방법

및 이에 의

해제조된 발

광 소자

D_3_8:국민대학교

산학협력단
D_3_9:도영락 D_3_10:1 D_3_11:1 D_3_12:1 D_3_13:1

D_4_1:2010년 D_4_2:국내특허 D_4_3:4 D_4_4:대한민국 D_4_5:20101013
D_4_6:10-0988887

-0000

D_4_7:복합  구조

를 갖는 박

막형광체 및

그 제조방법

D_4_8:국민대학교

산학협력단
D_4_9:도영락 D_4_10:1 D_4_11:1 D_4_12:1 D_4_13:1

D_5_1:2010년 D_5_2:국내특허 D_5_3:5 D_5_4:대한민국 D_5_5:20101216
D_5_6:10-1003471

-0000

D_5_7:다층막을

포함하는 액

정 표시 장

치용 형광막

백라이트 기

D_5_8:국민대학교

산학협력단
D_5_9:도영락 D_5_10:2 D_5_11:1 D_5_12:1 D_5_13:0.5
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D_5_1:2010년 D_5_2:국내특허 D_5_3:5 D_5_4:대한민국 D_5_5:20101216
D_5_6:10-1003471

-0000
판

D_5_8:국민대학교

산학협력단
D_5_9:도영락 D_5_10:2 D_5_11:1 D_5_12:1 D_5_13:0.5

D_6_1:2010년 D_6_2:국내특허 D_6_3:6 D_6_4:대한민국 D_6_5:20101216
D_6_6:10-1003472

-0000

D_6_7:백색 ＬＥ

Ｄ 소자

D_6_8:국민대학교

산학협력

단, 공동(

피에스아이

주식회사)

D_6_9:도영락 D_6_10:2 D_6_11:1 D_6_12:1 D_6_13:0.5

D_7_1:2010년 D_7_2:국내특허 D_7_3:7 D_7_4:대한민국 D_7_5:20101224
D_7_6:10-1005305

-0000

D_7_7:다층막과

형광막을 포

함하는 액정

표시 장치

D_7_8:국민대학교

산학협력단
D_7_9:도영락 D_7_10:2 D_7_11:1 D_7_12:1 D_7_13:0.5

D_8_1:2011년 D_8_2:국내특허 D_8_3:8 D_8_4:대한민국 D_8_5:20110112
D_8_6:10-1009281

-0000

D_8_7:탄소 재료

제조 방법,

이에 따라

제조된 탄소

재료, 이를

이용하는 전

지 재료 및

장치

D_8_8:한국과학기

술연구원
D_8_9:장성연 D_8_10:9 D_8_11:1 D_8_12:1 D_8_13:0.1111

D_9_1:2011년 D_9_2:국내특허 D_9_3:9 D_9_4:대한민국 D_9_5:20110419
D_9_6:10-1031314

-0000

D_9_7:인광을 이

용한 수은

이온  검출

센서, 이를

포함하는 수

은 이온 검

출센서 어레

이 및 이의

제조방법

D_9_8:한국세라믹

기술원
D_9_9:도영락 D_9_10:5 D_9_11:1 D_9_12:1 D_9_13:0.2

D_10_1:2011년 D_10_2:국내특허 D_10_3:10 D_10_4:대한민국 D_10_5:20110609
D_10_6:10-1041931

-0000

D_10_7:리빙 고분

자로 그라프

트되어 개질

된 탄소나노

D_10_8:한국과학기

술연구원
D_10_9:장성연 D_10_10:5 D_10_11:1 D_10_12:1 D_10_13:0.2
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D_10_1:2011년 D_10_2:국내특허 D_10_3:10 D_10_4:대한민국 D_10_5:20110609
D_10_6:10-1041931

-0000

튜브를 이용

한 염료감응

형 태양전지

전극 및 그

제조 방법

D_10_8:한국과학기

술연구원
D_10_9:장성연 D_10_10:5 D_10_11:1 D_10_12:1 D_10_13:0.2

D_11_1:2011년 D_11_2:국내특허 D_11_3:11 D_11_4:대한민국 D_11_5:20110706
D_11_6:10-1048796

-0000

D_11_7:투과발광형

디스플레이

소자

D_11_8:국민대학교

산학협력단
D_11_9:도영락 D_11_10:1 D_11_11:1 D_11_12:1 D_11_13:1

D_12_1:2011년 D_12_2:국내특허 D_12_3:12 D_12_4:대한민국 D_12_5:20110706
D_12_6:10-1048800

-0000

D_12_7:투과발광형

디스플레이

소자

D_12_8:국민대학교

산학협력

단, 공동(

한양대학교

산학협력단

)

D_12_9:도영락 D_12_10:2 D_12_11:1 D_12_12:1 D_12_13:0.5

D_13_1:2011년 D_13_2:국내특허 D_13_3:13 D_13_4:대한민국 D_13_5:20110810
D_13_6:10-1057349

-0000

D_13_7:휘도가강화

된백색광원

D_13_8:국민대학교

산학협력단
D_13_9:도영락 D_13_10:1 D_13_11:1 D_13_12:1 D_13_13:1

D_14_1:2011년 D_14_2:국내특허 D_14_3:14 D_14_4:대한민국 D_14_5:20111004
D_14_6:10-1071704

-0000

D_14_7:백금계 나

노섬유 및

그의 제조방

법

D_14_8:한국과학기

술연구원
D_14_9:장성연 D_14_10:5 D_14_11:1 D_14_12:1 D_14_13:0.2

D_15_1:2011년 D_15_2:국내특허 D_15_3:15 D_15_4:대한민국 D_15_5:20111010
D_15_6:10-1074027

-0000

D_15_7:그래펜 복

합 나노섬유

및 그 제조

방법

D_15_8:한국과학기

술연구원
D_15_9:장성연 D_15_10:8 D_15_11:1 D_15_12:1 D_15_13:0.125

D_16_1:2011년 D_16_2:국내특허 D_16_3:16 D_16_4:대한민국 D_16_5:20111018
D_16_6:10-1076262

-0000

D_16_7:무반사 유

기 발광 다

이오드  소

자

D_16_8:한국과학기

술원
D_16_9:도영락 D_16_10:3 D_16_11:1 D_16_12:1 D_16_13:0.3333

D_17_1:2011년 D_17_2:국내특허 D_17_3:17 D_17_4:대한민국 D_17_5:20111207
D_17_6:10-1093551

-0000

D_17_7:태양전지용

전극의 제조

방법

D_17_8:한국과학기

술연구원,

공동(한국

화학연구원

D_17_9:장성연 D_17_10:5 D_17_11:1 D_17_12:1 D_17_13:0.2
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D_17_1:2011년 D_17_2:국내특허 D_17_3:17 D_17_4:대한민국 D_17_5:20111207
D_17_6:10-1093551

-0000

D_17_7:태양전지용

전극의 제조

방법

) D_17_9:장성연 D_17_10:5 D_17_11:1 D_17_12:1 D_17_13:0.2

D_18_1:2011년 D_18_2:국내특허 D_18_3:18 D_18_4:대한민국 D_18_5:20120202
D_18_6:10-1114253

-0000

D_18_7:블랙 마이

크로캐비티

를 포함하는

유기발광다

이오드

D_18_8:국민대학교

산학협력단
D_18_9:도영락 D_18_10:1 D_18_11:1 D_18_12:1 D_18_13:1

D_19_1:2011년 D_19_2:국제특허 D_19_3:19 D_19_4:미국 D_19_5:20110317
D_19_6:US/0794394

7

D_19_7:LED device

comprising

thin-film

phosphor

having two

dimensional

nano

periodic

structures

D_19_8:도영락, 공

동(피에스

아이주식회

사)

D_19_9:도영락 D_19_10:1 D_19_11:1 D_19_12:2 D_19_13:2

D_20_1:2011년 D_20_2:국제특허 D_20_3:20 D_20_4:미국 D_20_5:20110906
D_20_6:US/0801351

4

D_20_7:Electrolum

inescent

display

device

provided

with a

photonic

crystal

layer

incorporati

ng voids in

a vacuum

state

D_20_8:Samsung

Mobile

Display

Co., Ltd.

D_20_9:도영락 D_20_10:9 D_20_11:1 D_20_12:2 D_20_13:0.2222

D_21_1:2012년 D_21_2:국내특허 D_21_3:21 D_21_4:대한민국 D_21_5:20120209
D_21_6:10-1117126

-0000

D_21_7:금속산화물

초극세 섬유

D_21_8:한국과학기

술연구원
D_21_9:장성연 D_21_10:3 D_21_11:1 D_21_12:1 D_21_13:0.3333
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D_21_1:2012년 D_21_2:국내특허 D_21_3:21 D_21_4:대한민국 D_21_5:20120209
D_21_6:10-1117126

-0000

-기반 내열

성 복합 분

리막 및 이

를 이용한

이차전지

D_21_8:한국과학기

술연구원
D_21_9:장성연 D_21_10:3 D_21_11:1 D_21_12:1 D_21_13:0.3333

D_22_1:2012년 D_22_2:국내특허 D_22_3:22 D_22_4:대한민국 D_22_5:20120302
D_22_6:10-1125170

-0000

D_22_7:금속산화물

나노입자를

이용한 가스

센서 및 그

제조방법

D_22_8:한국과학기

술연구원,

공동(주식

회사 아모

레그린텍)

D_22_9:장성연 D_22_10:7 D_22_11:1 D_22_12:1 D_22_13:0.1428

D_23_1:2012년 D_23_2:국내특허 D_23_3:23 D_23_4:대한민국 D_23_5:20120427
D_23_6:10-1142852

-0000

D_23_7:초극세 연

속 섬유상

세라믹 필터

및 이의 제

조방법

D_23_8:한국과학기

술연구원
D_23_9:장성연 D_23_10:4 D_23_11:1 D_23_12:1 D_23_13:0.25

D_24_1:2012년 D_24_2:국내특허 D_24_3:24 D_24_4:대한민국 D_24_5:20120427
D_24_6:10-1142853

-0000

D_24_7:내열성이

향상된 초극

세 고분자

섬유상 필터

및 이의 제

조방법

D_24_8:한국과학기

술연구원
D_24_9:장성연 D_24_10:3 D_24_11:1 D_24_12:1 D_24_13:0.3333

D_25_1:2012년 D_25_2:국내특허 D_25_3:25 D_25_4:대한민국 D_25_5:20121015
D_25_6:10-1193172

-0000

D_25_7:염료 감응

태양전지

D_25_8:삼성에스디

아이주식회

사

D_25_9:도영락 D_25_10:3 D_25_11:1 D_25_12:1 D_25_13:0.3333

D_26_1:2012년 D_26_2:국내특허 D_26_3:26 D_26_4:대한민국 D_26_5:20121203
D_26_6:10-1209449

-0000

D_26_7:풀-칼라

LED 디스플

레이 장치

및 그 제조

방법

D_26_8:국민대학교

산학협력

단, 공동(

피에스아이

주식회사)

D_26_9:도영락 D_26_10:2 D_26_11:1 D_26_12:1 D_26_13:0.5

D_27_1:2012년 D_27_2:국내특허 D_27_3:27 D_27_4:대한민국 D_27_5:20121203
D_27_6:10-1209446

-0000

D_27_7:초소형 LED

소자 번들

및  그 제조

D_27_8:국민대학교

산학협력

단, 공동(

D_27_9:도영락 D_27_10:2 D_27_11:1 D_27_12:1 D_27_13:0.5
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D_27_1:2012년 D_27_2:국내특허 D_27_3:27 D_27_4:대한민국 D_27_5:20121203
D_27_6:10-1209446

-0000
방법

피에스아이

주식회사)
D_27_9:도영락 D_27_10:2 D_27_11:1 D_27_12:1 D_27_13:0.5

D_28_1:2012년 D_28_2:국내특허 D_28_3:28 D_28_4:대한민국 D_28_5:20130219
D_28_6:10-1236788

-0000

D_28_7:유기박막

표면에 나노

구조를 형성

하는 방법

D_28_8:국민대학교

산학협력단
D_28_9:임상규 D_28_10:3 D_28_11:1 D_28_12:1 D_28_13:0.3333

D_29_1:2012년 D_29_2:국내특허 D_29_3:29 D_29_4:대한민국 D_29_5:20130219
D_29_6:10-1236787

-0000

D_29_7:나노구조의

전자주개-전

자받개 계면

을 갖는 유

기광전소자

D_29_8:국민대학교

산학협력단
D_29_9:임상규 D_29_10:3 D_29_11:1 D_29_12:1 D_29_13:0.3333

D_30_1:2012년 D_30_2:국내특허 D_30_3:30 D_30_4:대한민국 D_30_5:20130312
D_30_6:10-1244921

-0000

D_30_7:멀티칩 백

색 LED 소자

D_30_8:국민대학교

산학협력

단, 공동(

피에스아이

주식회사)

D_30_9:도영락 D_30_10:2 D_30_11:1 D_30_12:1 D_30_13:0.5

D_31_1:2012년 D_31_2:국제특허 D_31_3:31 D_31_4:미국 D_31_5:20120221
D_31_6:US/0812089

2

D_31_7:Electrode

for

supercapaci

tor having

metal oxide

deposited

on

ultrafine

carbon

fiber and

the

fabrication

method

thereof

D_31_8:한국과학기

술연구원
D_31_9:장성연 D_31_10:4 D_31_11:1 D_31_12:2 D_31_13:0.5

D_32_1:2012년 D_32_2:국제특허 D_32_3:32 D_32_4:미국 D_32_5:20120306
D_32_6:US/0812921

1

D_32_7:Dye-sensit

ized solar 

D_32_8:한국과학기

술연구원
D_32_9:장성연 D_32_10:5 D_32_11:1 D_32_12:2 D_32_13:0.4



202 / 203

D_32_1:2012년 D_32_2:국제특허 D_32_3:32 D_32_4:미국 D_32_5:20120306
D_32_6:US/0812921

1

cell

comprising

metal oxide

nanoball

layer and

preparation

method

thereof

D_32_8:한국과학기

술연구원
D_32_9:장성연 D_32_10:5 D_32_11:1 D_32_12:2 D_32_13:0.4

TT_1_1:특허 총 건수

TT_1_4:국내

TT_1_6:2010년 DD_1_7:7건

TT_1_8:특허 총 환산 건수

TT_1_10:국내

TT_1_12:2010년 DD_1_13:4.2

TT_2_6:2011년 DD_2_7:11건 TT_2_12:2011년 DD_2_13:4.8694

TT_3_6:2012년 DD_3_7:10건 TT_3_12:2012년 DD_3_13:3.5593

TT_4_6:계 DD_4_7:28건 TT_4_12:계 DD_4_13:12.6287

TT_5_4:국제

TT_5_6:2010년 DD_5_7:0건

TT_5_10:국제

TT_5_12:2010년 DD_5_13:-

TT_6_6:2011년 DD_6_7:2건 TT_6_12:2011년 DD_6_13:2.2222

TT_7_6:2012년 DD_7_7:2건 TT_7_12:2012년 DD_7_13:0.9

TT_8_6:계 DD_8_7:4건 TT_8_12:계 DD_8_13:3.1222
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[첨부 13] 최근 3년간 참여교수의 기술이전 실적

T_1_1:구분 T_1_2:연도
T_1_3:주관 교

수 성명

T_1_4:발명인 중 참여교수

T_1_7:기술내

역

T_1_8:산업체

명

T_1_9:산업체

구분
T_1_10:지 역

T_1_11:계약

또는 기

술이전

형태

T_1_12:기술료

입금일

(YYYYMM

DD)

T_1_13:계약기간

(YYYYMMDD) T_1_15:기술료

수입액

(천원)

T_1_16:사업팀

참여교

수 지분

율(%)

T_1_17:사업팀

참여교

수 지분

액(천원

)

T_1_18:해외

재원 (

단위)

T_2_4:성명

T_2_5:연구자

등록번

호

T_2_6:수 (명) T_2_13:시작일 T_2_14:종료일

TT__:특허 관련 총 기

술이전비

TT__:2010년

DD__:-

TT__:특허이외 산업

재산권 관련  총

기술이전비

TT__:2010년

DD__:-
TT__:지적 재산권 관

련 총 기술이전비

TT__:2010년

DD__:-
TT__:Know- how 관련

총 기술이전비

TT__:2010년

DD__:-TT__:2011년 TT__:2011년 TT__:2011년 TT__:2011년

TT__:2012년 TT__:2012년 TT__:2012년 TT__:2012년

TT__:총계 TT__:총계 TT__:총계 TT__:총계


